








PHILIPE%EMISSIUN

In deze catalogus zijn de gegevens opgenomen
van Philips buizen, welke toepassing kunnen
vinden voor:

 a) radio-zendinstallaties en installaties welke
daarmede verband houden

b). andere doeleinden, zooals diathermie, ultra-

kortegolf-therapie, hoogfrequentovens, meet-
instrumenten, enz.
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INHOUD

Blad Datum

Inhoud 0100/1 15/2-'42
0111/1 15/2-'42
0133/1 15/2-'42
0144/1 15/2-42
0155/1 15/2-'42
0177/1 15/2-%42

Aanduiding der typen 0311/1 15/4-"41

Verklaring der symbolen van

H.F. en L.F. buizen 0333/1 15/4741

Verklaring der symbolen van

gelijkrichtbuizen 0366/1 15/4-%41

Noten 0377/1 15/4-41

Toelichting bij de gegevens

der buizen 0600/1 15/2-'42
0611/1 15/4-’41
0633/1 154841
0633/2 15/2-'42
0677/1 15/4-"41
0677/2 15/4-'41

15/2-"42 K 833 - 0100/1
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INHOUD

L.F. Trioden Blad Datum
MC 1/50 1371/1 15/1-"42
/2 15/3-"41
/3 15/1-’40
MC 1/60 1381/1 15/1-'40
/2 15/1-°40
MC 2/200 1431/1 15/1-"42
2 15/1."42
/3 15/1.742
MA 12/15 1621/1 15/9-'40
12 15/9-'40
/3 15/9'-40
15/2-'42 K 833 - 011171
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INHOUD

H.F. Trioden Blad

TB 04/8 3291/1
/2
/3

TC 04/10 3301/1
/2

TE 05/10 3306/1
/2
/3
/4

TC 05/25 3341/1
/2
3

TB 1/60 3381/1
2
/3

TC 1/75 3391/1
/2
/3

TC 2/250 3441/1
/12

TB 2/500 3472/1
/2
/3
14

TB 3/1000 3501/1
/2
/3
14

TAW 12/10 3601/1
12
/3
14

Datum

1/11-40
1/11-40
15/3-"41

f; 6’92

15/9-%40

15/1-'42
15/9-'40
15/9-'40
15/3-741

15/3-41
15/3-41
15/3-"41

15/9-40
15/9-40
15/9-740

15/3-"41
1/11-40
1/11-40

15/1-40
15/1-40

15/1-"42
1/11-°40
1/1140
1/11-40

15/1-%42
15/1-"42
15/1-"42
15142

15/1-'42
15/1-42
15/3-241
15/1242

15/2-%42

K 833 - 0133/1



INHOUD

H.F. Trioden Blad Datum
TAL 12/10 3602/1 15/1-42
/2 15/1-'42
/3 15/1-’42
/4 15/1-"42
/4 1571142
TA 12/35 3651/1 15/1-42
/2 15/1-42
/3 15/1-42
TA 12/20 3631/1 15/3-41
/2 15/3-"41
TA 18/100 3701/1 15/1-742
12 1/3-"40
/3 1/3-.40
TA 20/250 3741/1 1/3-40
/2 15/3-41
/3 15/9-’40

5241 0133/1



INHOUD

Tetroden Blad Datum
QQE 04/20 4339/1 15/1-'42
2 1/11-'40

15/2-"42 K 833 - 0144/1
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INHOUD

Pentoden Blad Datum
PC 03/3A 5251/1 1/3-40
/2 1/3-'40
/3 15/9-'40
14 15/9-'40
5 15/9-°40
PC 03/3B 5251/1 B 15/3-'39
PE 04/10 5306/1 15/1-"42
/2 15/2-'40
/3 15/2-'40
/4 15/2-"40
/5 15/2-'40
PC 05/15 5321/1 15/2-"40
/2 15/2-'40
/3 15/2-"40
/4 15/2-'40
/5 15/2-"40
PE 05/15 5326/1 1/3-"40
/2 1/3-'40
/3 15/3-"41
14 1/3-"40
/5 1/3-'40
PE 06/40 5366/1 1/3-'40
12 1/3-'40
/3 15/3-'41
14 15/3-'41
/5 15/3-'41
PC 1/50 53711 15/1-"42
12 1/3-'40
/3 1/3-'40
/4 1/3-'40
/5 1/3-'40
PE 1/80 5396/1 15/2-"40
2 15/2-'40
/3 15/2-'40
15/2-'42 K 833 - 01531



INHOUD

Pentoden Blad Datum
14 15/2-40
/5 15/2-'40
PC 1,5/100 5401/1 15/1-’42
12 15/3-’39
/3 15/3-°39
/4 15/3-'39
PB 2/500 5471/1 15/1-’42
2 15/8-48,
/3 15/3-'41
14 15/3-’41
PB 3/800 5491/1 15/9-40
12 15/9-'40
/3 15/3-41
14 15/1-’42
/5 15/9-"40
/6 15/3-41
PAW 12/15 5621/1 15/1-°42
12 15/3-"41
/3 15/3-’41
14 15/3-’41
/5 15/3-’41
16 15/3-’41
17 15/3-"41
PAL 12/15 5622/1 15/1-’42
2 15/3-41
/3 15/1-42
14 15/1-42

15/2-742 0155/1



INHOUD

Dioden Blad Datum

DC 1/50 7371/1 15/1-%42

DC 1/60 7381/1 15/1-42

DE 2/200 7436/1 15/1-742

DCG 2/500 8471/1 15/1-42

DCG 4/1000 8501/1 15/1-"42

DCG 5/2500 8541/1 15/1-42

DCG 3/3000 8551/1 15/1-42

DCG 9/20 8631/1 15/1-42

DCG 5/30 8651/1 15/1-42
15/2-"42 K 833 - 0177/1
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AANDUIDING DER TYPEN

De type-aanduiding van een Philips HF-, LF- of gelijkrichtbuis
bestaat uit twee of drie letters en uit twee getallen, welke laatsten door
een schuine streep van elkaar zijn gescheiden.

De eerste letter heeft betrekking op de soort (unitgezonderd QQ en PP):

T = Triode, hoofdzakelijk voor HF gebruik.
M = Triode, hoofdzakelijk voor LF gebruik (modulator).
In bet algemeen is de ver kingsf: bij de laatstg d

buizen kleiner dan bij de eerstgenoemde.

Q = Tetrode
QQ= Dubbeltetrode
P = Pentode

PP = Dubbelpentode
D = Diode (gelijkrichter)

De tweede letter heeft betrekking op de kathode (uitgezonderd QQ en PP):

A = wolfram gloeidraad

B gethorieerde wolfram gloeidraad
C = met oxyd bedekte gloeidraad
E = indirekt verhitte oxyd-kathode

Il

Bij buizen, die resp. met water of geforceerd met lucht gekoeld worden
wijst de derde letter (W of L) resp. op waterkoeling of geforceerde lucht-

koeling.
Bij gelijkrichtbuizen wijst de derde letter (G) op gasvulling.

Bij HF- en LF-buizen geeft het getal v66r de deelstreep de anode-
gelijkspanning aan in kV. Het getal achter de streep geeft bij HF-buizen
globaal het afgegeven vermogen van de buizen aan in W (of in kW bij
grooter buizen) in telegrafie-instelling. Bij LF-buizen geeft het getal
achter de streep globaal de toelaatbare anodedissipatie aan.

Bij gelijkrichtbuizen is het getal v66r de deelstreep een aanwijzing voor
de gelijkspanning in kV. Het getal achter de deelstreep geeft globaal
het gelijkstroomvermogen per buis aan in een daarvoor gunstige

schakeling.

15/4-’41 0311/1
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VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN HF- EN LF-BUIZEN

AANDUIDING DER ELECTRODEN
Anode . . .
Gloslriadie o o oo s e s
Rooster van een triode . . . . . . . . . ..
Roosters van meerroosterbuizen .
(de nummering heeft plaats van de knthode
naar de anode)
Indirect verhitte kathode . ., . . . . . .

I

a
f
g
gl, g2, enz.

k

AANDUIDING VAN SPANNINGEN, STROOMLN, CAPACITEITEN, ENZ.

Spanning
Anodegelijkspanning . . .
Roostergelijkspanning van een triode . . . . .
Roostergelijksp van 1
Roosterwmselspannmg vaneentriode (topwnrde)
van

g meer

(topwaarde) . . . .
Roosterwisselspanning (topwaarde bij LF Khule B

o

Va

Vg
Vgl, Vg2, enz.
Vg~

Vgl~, Vg2~, enz.

tusschen de roosters van de twee buizen) . . . . = V§g~
Gloeispannil =V
Spanning tusschen knthode en gloeldraad bl_] in-
direct verhitte buizem . . . . . . . . . . . . = Vkf
Stroom
Anodestroom . . . . . < s s s se e s . =1]n
Roosterstroom van een triode . . . . . e %
Roosterstroom van meerroosterbuizen. . . . . = Igl, Ig2, enz.
Verzadigingsstroom . . . . . . . . . . . =1
Kathodestroom (Ia + Igl + Ig2 enz.) . =1k
Gloeistroom . . . . . . . GRTE e e
Vermogen
Anododipsiphtie . v . . . ..o s uis e w s o B = Wa
Beproevings-anodedissipatie . . . . . . . . . = Wat
Schermroosterdissipatie . . . . . . . . . . . = Wg2

(bg pentoden is \Vg2 het product van

ooster: h oosterspan-

ning; bij tetroden volgens de formule op de

desbetreffende bladen vermeld)
Opgenomen vermogen . . . . . . . . = Wi

Wi is bij trioden en pentoden het door ‘de

anode opgenomen vermogen (Va x Ia)en bij

tetroden het opgenomen vermogen van anode

en schermrooster (Va x Ia + Vg2 x Ig2)
Afgegeven vermogen . . . . . . . . . ¢ ooo= Wo
HF excitatie-vermogen . . . . . . « . . . . = Whf
LF excitatie-vermogen . . . . . . . . ... = Wg
Modulatie-vermogen , . . . . . . . . . v = Wif
Capaciteit

(Deze waarden worden bepaald, terwijl de

niet gemeten electroden aan de gloeidraad,

resp. aan de kathode zijn verbonden)
Anode-gloeidraad capaciteit . . . . . . . . . = Caf
Anode-rooster capaciteit bij een triode . . . . = Cag
Anode-stuur iteit bij meerrooster-
Dufaes o o0 AmD Thr S LI IO ey = Cagl

ter-gloeidraad cap it bij een triode . . . = Cfg
St loeid iteit bij meer-
roosterbuizen g e e el e e o L

15/4-'41 0333/1
.



VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN HF- EN LF-BUIZEN

Weerstand
Inwendige weerstand . . . . . . ... ... =Ri
Belastingsweerstand . . . . . . ¢ 0.0 i . s = Ra
(bij klasse A en B venterkers, bl] klasse B ver-
sterkers, per buis)
Belastingsweerstand . « . . . . 0 0 0 0000 .. = Raa
(bij klasse B v kers, twee buizen; tusschen de
beide anoden; Raa = 4x Ra)
Versterkingsfactor
Versterkingsfactor bij een triode . . . . . . ¢ sei= R
Versterkingsfactor t.o.v. het schermrooster bij meer-
roosterbuizen . . . . . . XN 100 ) ol SERIASAIIRT Sl = uglg2
Steilheid
Steilheld o o o w0 v o ol s wte s oy =8
(Bij een bepaald werkpunt, waarbij dan Vl. Ia,
enz. zijn aangegeven)/
Rendement
Rendement™ . o o o o ¢ 'vs 0 s 0 050 0 oo =9
Wo
O = w7 * 100%)
Modulatie
Modulatie . . ', s & ¢ fdddedv s = m
Distorsie
Distorsie . . °¢ . . ¢ o ¢ Qo S ot SNSRI = D (of d)
Golflengte =
Golllengte . . . < uhos sianrid Sl B ey |
7: dam 15  beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
decametergolven. De meting is verricht bij 4 = 15 m.
A: hm 150 beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
hectometergolven. De meting is verricht bij 4 = 150 m.
Z: dam 15 beteekent de instelling of de karnk!ernneken gelde.n voor
hm rgolven, 1 als voor golven. De
meting is verricht bij 2 = 15 m.
y S m  beteekent: de mstelhng of de karakteristieken gelden alleen
voor een golflengte: 4 = ...... m.
A > ceeees m beteekent: de instelling of de karakteristieken gelden voor
golflengten vanaf ...... m en hooger.
D gol zijn golven tusschen 10—100 m (30—3 MHz).
Hectometergolven ,, 2 = 100-1000 m (3000—-300 kHz).

Kilometergolven o » boven 1000 m (< 300 kHz),

Er wordt in het bijzonder de aandacht op gevestigd, dat een instelling
voor hectometergolven geldend, ook voor kilometergolven geldt.

15/4-’41 0333/1



VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN GELIJKRICHTBUIZEN

AANDUIDING DER ELECTRODEN

AANDUIDING VAN SPANNINGEN, STROOMEN ENZ.

Spanning

Spanningsval in een gasgevulde gelijkrichtbuis. . . . = Vare

Gloeispanning . . ¢ ¢ o o o ¢ s ¢ o8 s s w0 e i ]

Spanning op het rooster van een gasgevulde gelijkricht-

buismet sturing . . . . o ¢ 0 0 b v 00w 00 = Vg

Spanning op het rooster van een gasgevulde gelijkricht-

buis met sturing, indien meer dan een rooster aanwezig. = Vgl, Vg2
enz.

Max.toelaath de-wisselspanning (effectieve waarde) = Vi

Toelaatbare tegenspanning (topwaarde) . . . . . . . = Vinv

Afgegeven gelijkspanning (gemiddelde waarde) . . . = Vo

Stroom

Toelaatbare anodestroom (topwaarde) . . . . . . . = Iap

Gloeistroom . . . . . . . . .. R = If

Afgegeven gelijkstroom in een bepaalde schakehng (ge-

middelde waarde) . e A b R e e T = To

Afgegeven geh]kstroom perbuis . . . ¢ .. e . = Ia

Verzadigingsstroom . . . . . . . . . 00 00 oo = 1Is

Vermogen

Afgegeven v gen in een bepaalde schakeling . . . = Wo

Afgegeven vermogen per buis . . . . . . . . . .. ="Wa'

‘Weerstand

Inwendige weerstand . . . . . . M R = Ri

Rendement

Max. rendement bij volle gelijkspanning bij de ver-
schillende schakelingen der gasgevulde gelijkrichtbuizen = 7

Anede o, L L SN R s e e et e =8

Anode van buizen met meer dan 1 anode . . . . . = al,a2enz

GlaGdrand . o N0 AT T S T e e =

Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis met sturing = g

Rooster van een gasgevulde gelijkrichtbuis met sturing,

indien meer dan een rooster aanwezig. . . . . . . . = gl, g2 enz.
(De nummering heeft plaats van de kathode naar
de anode).

Indirect verhitte kathode . . . . . . . . . . ... ==k

15/4-741

0366/1



VERKLARING DER SYMBOLEN
VAN GELIJKRICHTBUIZEN

Het rendement kan worden berekend volgens de formule:

Vo x Ig
" = Voxlotn (VarexIat VExIf)

Vo

If
Vo 4 Vare + anE

n = aantal buizen

Temperatuur

Temperatuur van het gecondenseerde kwik . . . . . =1
Temperatuur van de omgevende lucht

15/4-"41

0366/1



NOTEN

De noten 1) tot en met 8), die bij verschillende tabellenwaarden zijn

Vi

1)
2)

3)
4)

5)
6)

7)

8)

1d, hebben de vol Ao B 1

(In vangroostermodu-
In modulatie-top bij 1009, modulatie, latie-instellingen bij de

Bij een modulatie-diepte van 100%,. opgegeven modulatie
M= i %)-

Bij een distorsie van 59%,.

Ter verkrijging van het door den stuurtrap in de roosterkring te

leveren vermogen moet Whf vermeerderd worden.

Deze vermeerdering is afhankelijk van verschillende factoren en

zal dikwijls 25 & 50% van het opgegeven excitatie-vermogen

bedragen.

Ter verkrijging van het nuttig afgegeven vermogen moet ca. 10
tot 159, voor transformator-verliezen worden afgetrokken.

Ter verkrijging van het nuttig afgegeven vermogen moeten .de
kringverliezen worden afgetrokken (zie blad 0633/2).

Met het oog op den lagen inwendigen buisweerstand (groote kort-
sluitstroom!) moet een impedantie in den gelijkrichter worden op-
genomen, behalve in reeds voldoende stabiele omstandigheden
enz.). Deze weerstand

(overstr Ischakelaar, lage spanning
kan b.v. 5% van de spanning afdrukken bij vollast.
Bij anodevoeding met wisselspanning mag de effectieve waarde

van Va hoogstens gelijk zijn aan de opgegeven gelijkspanning.

15/4-"41

0377/1
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

De statische gegevens, die in de catalogus zijn opg zijn geg
welke samenhangen met de constructie van de buis.

d

De max. w

he

mogen in geen geval worden overschreden,
wil men de buizen hun goede eigenschappen niet doen verliezen. Elke
maximale waarde dient in verband met andere maximale waarden
te worden beschouwd, opdat in geen der verschillende instellingen een

der wordt hreden.

GLOEISPANNING

a. geldend voor H.F.- en L.F.-buizen

De waarde, die op de bladen wordt en voor de g

i) P

geldt voor de instelling op het volle vermogen. Met het oog op de
levensduur van de buis dient de gloei keurig op de

aangegeven waarde te worden mgesteld en dnarbl_] direct aan stiften

of klemmen te worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen,

dat één geheel vormt met gloeidraad of kathode. In verband hiermede

wordt anngenden een regelweerstand in de primaire zijde van de
£ op te

o P o'

fl ies van de

Door panning of door andere oorzaken zijn
tijdelijke gloeispanningsvariaties tot een maximum van + 5%
toelnntbnar. Opgemerkt wordt, dat elke blijvende verhooging van de

1 R

gloeisp g een ge invlioed heeft op de levensduur van de buizen.
De nngegeven waarde voor de negnheve panning is geb d
op wi ding van de gloeidraad dat men bij gelijkstroom-

voeding deze waarde moet vennmderen met de helft van de waarde
van de gloeispanning, daar zij dan geldt van de negatieve zijde van
de gloeidraad af (in plaats van de middenaftakking der secundaire
gloeistroomt: £ ikkeling).

b. geldend voor gelijkrichtbuizen

Van de waarden, die op de bladen voor de gloeispanning worden aange-
geven, moet met het oog op de levensduur van de buis niet worden afge-

weken, zoodat de gloeispanning nauwkeurig op de aangegeven waarde
dient te worden ingesteld en daarbij direct aan stiften of kiemmen
dient te worden gemeten en wel aan dat deel van de klemmen, dat
één geheel vormt met gloeidraad of kathode. In verband hiermede wordt

aangeraden een reg in de primaire zijde van de gloeispan-

ningstransf op te .

15/2-'42 0600/1




TOELICHTING B1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

Door fluctuaties van de panning of door and oorzal zijn
tijdelijke gloeispanningsvariaties tot een max. van + 5% toelaatbaar.
Opgemerkt wordt, dat elke blxjvcnde vexhoogmg zoowel als elke blij-
vende verlaging van de gloeisp g, een lige invloed heeft op de

levensduur van de b\uzen. De eerste heeft n.l. een abnormale verdamping,
de tweede een abnormale verstuiving van de kathode tem gevolge.

N.B. Bl]gugcvnldegelle"“ met oxydkathode is een bepaald
d had l:_;ku voor de levensduur dan een

& & L

ulﬂe loei: i k

& L4 s Bs

In het algemeen kunnen de gloeidraden der buizen naar keuze met
gelijkstroom of met wisselstroom worden gevoed. Gewoonlijk wordt
wisselstroom gekozen.

BEVEILIGING VAN WATERGEKOELDE BUIZEN

Teneinde de buizen tegen beschadigi gevolge van i

overslag te beveiligen, is het noodzakeh]k in de anodeleidingen van
alle watergekoelde buizen een weerstand van minstens 50 Obm op
te nemen.

,.

15/2-'42 X 833 - 0600/1



TOELICHTING BI1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

TRIODEN IN LF KLASSE B INSTELLING

Bij deze instelling wordt, meer dan bij iedere andere instelling, het resul-
taat door de constructie van de gebruikte schakelelementen (transfor-
matoren) en tevens door kleine individueele verschillen in de karak-

teristicken van de gebruikte buizen beinvloed.

De waarden, die in de tabellen zijn aangegeven, zijn berekend uit de
statische karakteristiecken, waarbij is aangenomen, dat twee exact
gelijke buizen van gemiddelde karakteristick worden gebruikt. Deze
resultaten moeten dus worden beschouwd als de theoretisch bereikbare.

Verder is een zuiver sinusvormige excitati i en

P 5 )

een ideale transfc tor zonder verli en zonder distorsie.

Om uit deze gegevens de resultaten af te leiden, die in de praktijk
bereikbaar zijn, moet van het door de buis afgegeven vermogen ca. 10
tot 159, worden afgetrokken wegens de transformatorverliezen,
afhankelijk van de grootte en de comstructie van de transformator.
Verder zullen de negatieve roosterspanningen van de beide buizen in
het algemeen iets verschillend moeten worden ingesteld, om de distorsie

zoo gering mogelijk te doen zijn.

Om de excitatiespanning sinusvormig te houden, beschikt men hier niet

3.1

van eenr tie-kring met groote capaciteit, zooals bij

over het
HF Klasse B wordt toegepast, daar men altijd een groot frequentie-
gebied moet versterken. Men moet dus een ohmsche weerstand aan de
roosterkring parallel schakelen, waarvan het opgenomen vermogen,
afhankelijk van de toelaatbare distorsie, eenige malen grooter is dan het
benoodigde excitatie-vermogen van de buis, of wel de ingangstrans-
formator aanpassen aan een veel kleineren weerstand dan de ingangs-
weerstand van de buis zelf bedraagt.

In beide gevallen moet de voortrap in staat ziju een vermogen af te
geven, dat eenige malen, (b.v. 3—4 maal) grooter is dan het excitatie-

A 3

v van de

trap.

s

15/4-41 0611/1
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

EXCITATIE VERMOGEN (ALLEEN GELDEND VOOR HF BUIZEN)

De stuurtrap moet in staat zijn een vermogen af te geven, dat belangrijk
grooter is dan het excitatie-vermogen (Whf), zooals dat in de tabellen
wordt aangegeven, daar in de roosterkring verliezen optreden die bij
h bel

fr ies grijke waarden kunnen Bij HF

qf
Klasse B instellingen moet, behalve wanneer daarbij naar een noot
wordt verwezen, het vermogen, dat door de stuurtrap dient te worden
geleverd, zelfs 3—4 maal grooter zijn, in de top van de modulatie, dan
de waarde, die voor het excitatievermogen is opgegeven.

Het draaggolfvermogen van de stuurtrap moet dus ongeveer gelijk
zijn aan de opgegeven waarde voor Whf.

ANODE-IMPEDANTIE

£ 1

Met behulp van derstaande kan aan de hand van de in
deze catalogus opgenomen dynamische gegevens van trioden, tetroden

en pentoden de bij een bepaalde instelling heh d de-impedantie

berekend worden:

Voor alle instellingen, uitgezonderd HF Klasse B telefonie:

Va)t
e = SSJR
1,6 Wo
Voor HF klasse B telefonie:
Va)
o 1aiim Yol
1,2 Wo

VERBAND TUSSCHEN STATISCHE GEGEVENS

De statische gegevens, die in de tabellen voor elke buis zijn opgegeven,
betreffende Wa, Wg2, Va, Vg2, Ik, zijn op te vatten als max, waarden
behoorende bij instellingen op hectometergolven; dit beteekent, dat geen
dezer waarden bij welke instelling ook, mag worden overschreden.

In enkele gevallen is de max. toelaatbare waarde voor Va bij anode-
modulatie en bij anode- en schermroostermodulatie, lager dan bij de
andere instellingen. Dit wordt dan aangegeven in een tabel, onder de
statische gegevens, met Va max. Telegr. en Va max. Mod. Va.

Hieronder volgen, zoo noodig, de kleinere maxima op kortere golflengten
dan hectometergolven.

De in deze tabel opgenomen waarden geven de onderste grens aan voor
2 met bijbehoorende Va.

15/4-741 0633/1



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

Voorbeeld: In de tabel onder de statische gegevens voor de buis TB 3/1000
blad 3501/1, wordt opgegeven bij een golflengte van 5 m: Va max.
Telegr. = 2600 V en Va max. Mod. Va = 2100 V. Dit beteekent dan,
dat vanaf elke willekeurige golflengte tot aan 5 m toe de max. toelaat-
bare Va = 2600 V voor kl. C telegrafie en HF kl. B telefonie en
Va = 2100 V voor anodemodulatie.

WATERKOELING
Bij de watergekoelde zendbuizen wordt op het eerste blad, onder de
statische gegevens, de mini waterhoeveelheid opgegeven in liters
per minuut, die noodig is bij max. dissipatie.

(Vol aq ......... 1/min).

De temperatuursverhooging van het koelwater mag een bepaalde
waarde niet overschrijden.

Dit wordt aangeduid door T, — T, = ......... °C, waarbij T, de tempe-
ratuur is van het koelwater, gemeten aan de uitlaat van den koelmantel,
voor het inschakelen der sy ingen, terwijl T, de uitlaattemperatuur
voorstelt, gemeten op dezelfde plaats als T,, maar nu bij volle belasting.
T, max. = ......... °C beteekent, dat de max. uitlaattemperatuur van
het koelwater, gemeten bij den koeler, niet hooger mag zijn dan ......... °C.

GEFORCEERDE LUCHTKOELING

Voor elke gef d luchtgekoelde buis den drie grafiek welke

betrekking hebben op de luchtkoeling, opgenomen.

Uit grafiek I kan de hoeveelheid lucht, (Vol) noodig voor een voldoende
koeling bij de opgegeven anodedissipatie en voor verschillende hoogten
(h) boven het zeeniveau, worden bepaald als functie van de maximum
ingangstemperatuur (Ti), die op de opstellingsplaats van de zender
kan worden verwacht,

De luchtdruk (H), noodig om deze hoeveelheid (Vol) door de radiator
te doen stroomen, wordt uit grafiek IT verkregen.

Met deze gegevens kunnen de capaciteit en de druk van de ventilator
berekend worden, waarbij de verliezen die optreden in de luchtleidingen
en de filters, in acht moeten worden genomen.

Tenslotte geeft de grafiek III de temperatuurstijging van de lucht die
door de radiator stroomt. De hierbij verkregen waarde wordt gebruikt

om de juiste instelling van de th staat te bepalen, die alle sp g
uitschakelt als de unitlaattemperatuur (Tu) van de lucht te hoog wordt.
Voor volledige gegevens betreffende deze methode van koeling, ver-
wijzen wij naar Technische Mededeeling I No. 127, die op aanvrage
wordt toegezonden.

15/4-"41 0633/1



TOELICHTING B1J DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

AFGEGEVEN VERMOGEN EN RENDEMENT

De in dit handboek gegeven instellingen zijn op te vatten als de optimum
instelling, waarbij de aanpassing van de buis zoodanig is gekozen, dat
afgegeven vermogen en rendement zoo gunstig mogelijk zijn zonder
overbelasting van de buis.
Terdege onderscheid moet den g kt tusschen het zui buis-
d en het d t t.o.v. het v gen in de kring
In het handboek zijn uitsl dv 1d zuivere I d ten en af-
gegeven vermogens (met de gunstigste instelling), d.w.z. verliezen ver-
oorzaakt door kringen en event. onjuiste aanpassing zijn niet in min-
dering gebracht.

ZUIVER RENDEMENT - AFGEGEVEN VERMOGEN

Wanneer de bepalende grootheden (Va, Vgl, Vgl~, Vg2) worden ge-
kozen in overeenstemming met instellingen van het handboek, zal de
buis voldoen aan de gepubliceerde gegevens voor afgegeven vermogen,
rend t, de- en r mits de anode-aanpassingsweer-
stand de gunstigste waarde heeft, die bij de instellingen behoort. Wanneer
de bepalende grootheden niet volstrekt nauwkeurig worden aange-
houden, zal er ook rekening mee gehoud den, dat het
zuivere afgegeven vermogen van de buis en eventueel het rendement,
belangrijk lager kunnen zijn dan gepubliceerd is, terwijl er verder op
gelet zal moeten worden, dat geen der maxima van stroomen of dissi-
paties wordt overschreden. Zeer belangrijk is b.v., dat de excitatie-
spanning Vg~ de waarde heeft, die in de instellingen is aangegeven; is
die kleiner (wat bij omschakelbare zenders nog al eens voorkomt) dan
verminderen onmiddellijk afgegeven vermogen en rendement zeer sterk,

AFGEGEVEN VERMOGEN DER BUIS EN BUISRENDEMENT T.0.V.
DE ANTENNEKRING

4 1

zijn v
niet in

ver-
P ing ge-
bracht; echter moet daarmee in een zender wel degelijk rekening worden
gehouden. Bij zenders met kleine buizen en een hoog golfbereik kan
het in de praktijk k dat op ige golfleng 509 of
minder van het zuivere uitgangsvermogen van de buis als nuttig ver-
gen in de ht komt. Onder het vermogen in de
antennekring wordt verstaan het vermogen van de buis, verminderd met
verliezen in de anodekring (tusschenkring).
Betreffende verli in de kringen door een onjuiste aanpassing kan nog

Bij beschouwing van het zuivere b

= 5
anes

door gen en ongunstig

Ting
3
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TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

het volgende gezegd worden: De verhoudmg R/Ra, (R = sperweerstand

van de kring, Ra = d P g stand), dat is de verhouding
hen de d and der en met gekoppeld

kring, bepaalt de verdeeling van het v gen, dat door de buis wordt

afgegeven, in nuttig v gen (dat is kringvi gen) en kring-

verliezen (immers Va?/R = knngverhezen en Va!/Ra = totaal afge-
geven v gen). Hoe kleiner de verh g R/Ra, des te grooter zijn
kringverli in verhouding tot het v gen in de buis. Nu is de
waarde van Ra bepaald door het buistype en de wijze van gebruik
(telegrafie, klasse B), d.w.z. indien de buis in de gegeven instelling
het gepubliceerde buisv gen zal afgegeven, dient Ra een zeer speciale
waarde te hebben. In de praktijk vindt men waarden, liggend tusschen
5000 en 10000 Ohm.

R wordt bepaald door de opbouw van de kring en door de golflengte, en
kan zeer uiteenloopende waarde hebben; zie hiervoor Technische
Mededeeling, I Nr 100.

Men dient zich derhalve steeds van geval tot geval af te vragen wat de
waarde van R is, Event. zal deze door d wor-
den bepaald, teneinde n]dns uit het opgegeven bunvermogcn het antenne-
v te k

()

Wat voorts de instelling van de juiste waarde van Ra betreft; deze
hiedt, zooals d, door regeling van de koppeling tussch d
en antennektmg In die gevallen, waarin de koppeling niet continu varia-
bel is, doch trapsgewijze geschiedt (b.v. door aftakkingen van de anode-
kringspoel) bestaat de mogelijkheid, dat Ra niet de juiste waarde heeft,
doch te groot of te klein is voor juiste P g. In beide gevall
wordt het afgegeven v klei b dien wordt in het tweede

geval het rendement lager.

hel

Voorbeeld:
Ver- Nuttig | Kring- | Kring-
?n“":: mogen | Om- | . Fre- ver- ver- ver-
eind. van de | schrij- ¥ring q i g liezen Liezen
trap buis ving
(W) (kHz) (W) W) (%)
2300 172 28 14
2 x PC k.g. anode- 4300 163,4 36,6 18
1,5/100 200 tele- i 3450 132,4 67,6 33,4
in grafie- eind 6300 88 112 56
balans zender trap 6700 5 125 62
11400 130,8 69,2 34,4
15/2-42 K 833 - 06332



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

ALLEEN GELDEND VOOR GELIJKRICHTBUIZEN

AFGEGEVEN GELIJKSPANNING EN GELIJKSTROOM

Onder de afgegeven gelijkspanning (Vo) wordt verstaan de gemiddelde
waarde van de niet afgevlakte gelijkgerichte spanning, dus de i

spanning van het filter. De waarden, die in de tabellen voor Vo worden
aangegeven, gelden voor niet te kleine belastingen. Bij zeer geringe

belasting is Vo hooger (nl. Vi x V2), indien het filter een condensator
bevat. Om de gebruiksspanning te verkrijgen moet het spanningsverlies
in het filter van Vo worden afgetrokken.

Onder afgegeven gelijkstroom (Ia, Io) wordt verstaan de gemiddelde
waarde van de gelijkgerichte stroom.

MAX. TOELAATBARE TEGENSPANNING

De topwaarde van de max. toelaatbare tegenspanning (Vinv), die voor
gasgevulde gelijkrichtbuizen wordt aangegeven, heeft betrekking op
een wisselspanning van ten hoogste 150 Hz. Bij 500 Hz neme men
Vinv 159, lager; bij 800 Hz 259 lager. De op de bladen vermelde
gegevens bij verschillende schakelingen volgens de figuren 1 t/m 6
(blad 0677/2) zijn gebaseerd op de max. toelaathare tegenspanning
(Vinv).

TEMPERATUREN VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN

De maatgevende temperatuur is de temperatuur van het gecondenseerde
kwik (t). Omdat deze echter niet zoo eenvoudig is te meten, wordt

boven dien bij de gegevens van de buis de begrenzing van de temp

van de omgevende lucht (t'), die gemakkelijk is te bepalen, opgegeven,
met behulp van welke laatste ook globaal de bedrijfscondities kunnen
worden bepaald.

Men moet er zorg voor dragen, dat het inschakelen van de anode-
spanning eerst geschiedt, nadat de kathode een normale werktemperatuur
heeft bereikt en het kwik is verwarmd tot minstens de aangegeven
temperatuur. Dit laatste is gewoonlijk na 1 tot 10 minuten het geval
afhankelijk van de grootte van de buis.

SCHAKELING VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN

Bij gelijkstroombuizen met gasvulling zijn verschillende schakelingen
mogelijk waarbij twee of meer buizen in serie of parallel komen te werken,

15/4-'41 0677/1



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

De schakelingen in de fig 1 t/m 6 (blad 0677/2) stellen voor:
fig. 1 twee phasen schakeling.
fig. 2 drie ” »
fig. 3 vier » "
fig. 4 twee Graetz schakeling.
fig. 5 drie » » ”
fig. 6 vier * » \s:
Betreffende de latuur h ht geen eenheid; ons systeem geeft

aan, dat bij een n-phasige schakeling, de grondfrequentie van de rimpel
n x de netfrequentie bedraagt.

Doordat de gasgevulde gelijkrichtbuizen str ingskarakteris-
tieken hebben, die min of meer negatief kunnen zqn. d.w.z. dat bij
t de stroc kte de spanning afi is het niet mogelijk

ze direct parallel te schakelen, omdat dan door een kleine onsym-
metrie de volle belasting op een buis geconcentreerd zou worden.

Om hoogere spanningen te verkrijgen kan men een Graetz schakeling
toepassen, waardoor men een hoogere gelijkspanning kan bereiken,
zonder dat het ingsverschil tusschen kathode en anode in de

P o’

negatieve phase grooter wordt.

STURING VAN GASGEVULDE GELIJKRICHTBUIZEN, MET EEN

OF MEER ROOSTERS

Eenige der grootere gasgevulde gelijkrichtbuizen bezitten een chroom-

ijzeren ring, die aan een spanningsbron kan worden aangesloten en

in bepaalde gevallen ook niet aangesloten kan zijn. Het doel van deze

ring is tweeledig:

a) ter vergemakkelijking van de ontsteking van de buis, kan men
een constante synchrone wisselspanning op de ring aanbrengen,
zoodat deze dan als hulpanode dienst doet.

*oh
i

b) men kan een wisselspanning op de ring aanbrengen, waarvan de
phase ten van de desp g regelbaar is. Hierdoor
ontstaat de mogelijkheid de door de gelijkrichter af te geven gelijk-

spanning te regelen, daar men het in de hand heeft de stroomdoor-
gang van de buis gedurende een grooter of kleiner deel van de
positieve halve golf van de anodespanning te doen plaatsvinden.
De belastingskring wordt dan ook gedurende een grooter of kleiner
deel van de positieve halve golf der anodespanning door deze laatste
gevoed, d.w.z. dat de gemiddelde waarde van de gelijkrichterspan-
ning ook hooger of lager wordt. De ring doet dus in dat geval dienst
als stuurroosterring.

FILTERS
Het is niet toelaatbaar bij gasgevulde gelijkrichtbuizen het filter met
een d tor te doen begi 2

-3

15/4-"41 0677/1



TOELICHTING BIJ DE GEGEVENS VAN DE BUIZEN

SCHAKELINGSMOGELIJKHEDEN VAN GELIJKRICHTBUIZEN
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PHILIPS DC 1/50

DIODE

e pumns%mussmu

Full wave high vacuum rectifying valve -
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterrshre

Tube redresseur & vide poussé biphasé

e Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis

s ; Vélvula rectificadora de alto vacio, bifdsica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyd, a chauffage direct
Cathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

ML oo e ddis wiow s ¢ T e 22V
Mo oo vl oin o wose wlio imist o o wiugihofs 4 A
VRS o7e | S re Wity | et eis o o s o = max 2% 1000 V
B4 SR s g TR PR (s ST = max 2800 V
s 2%y anidie TR T aEe e = max 2 X 37,5 mA
BT s ehile: @ o w v =0 kw18 oI 500 Ohm
ax 63,
-
- 7
a{_ a2 .
8
&
g
N
f f £
36035
15/1-’42 7371/1
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DC 1/50 PHILIPS

DIODE
pmups%wlssmu v
Characteristics :
Kennlinien :
Caractéristiques : » Vo-Ia
S 5
volv) . -
3000, T
2500 } Vi ay
Vi| @
¢ }
it Ta H
2000 Vo
TR
: T
1500 -
e
feiioimmsmmmasccs Vi =2x1000v
—— 2R 1555
TS T === 2x900V
1000 = 1] 2{_@;]
A
500
% 20 o 80 Iz (nA) 80 .
J9900

15/1-'42 73711



PHILIPS DC1/60

DIODE

o . puuws%mssmn

Full wave high vacuum rectifying valve
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterréhre
Tube redresseur & vide pouss<é biphasé
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis
S Vélvula rectificadora de alto vacfo, bifésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Cathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

WEUGS™ 6 vam s s sife 8 9 6 ® = 22V

R . . e . R 4 A

Who oo % m @ 6@ 3 o wiio e o Bk = max 2 X 1000

FUW oo nqls mos sitv oie e . = max 2800

PR T M B S ST S L o = max 2 x 37,5 mA

B e . U . ¥ 500 Ohm
max63.5,

’ al . a2

15/1-42 ‘738171



DC 1/60

PHILIPS
DIODE

umups%mssmu L

Characteristics  :
Kennlinien 2
Caractéristiques : % Vo-Ia
Karakteristieken :
Caracterfsticas : ,
A
Vo (V)
3620 - octeo
iRE
2500 Vi g T
0 +
vi| % i
it ‘ - +H
i Tz
2000 Vo
1
1500
e ] = J|
T =2 07
T ~ B —— | 2;\' smb
1000 = ] 22800V
500
; L
% 7] & Ia(mA) &0
39901
15/1.42 738171
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PHILIPS DCG 2/500

DIODE

& PHIllPS%EMIESIUN e e

Half wave mercury vapour rectifying valve

Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrshre

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé

Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

) Cathode : Oxide coated, directly heated

Kathode: Oxyd, direkt geheizt

Cathode : Oxide, & chauffage direct

Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente
WE 0 e b o o 5 wwess o 0 g g ait = 2,0V
oo« b vpkos ¥ vupest v b Vg 4 A 45 A
Vinv (max 150 ¢fsec) . . . . . ... .. = max 6,3 kV
i R R Al ey Qi S = max 1,0 A
S TR e R L P e TR = max 250 mA
. R e T ) 13 Vv
Mods e e s w G e - 20—70 °C {
B i e e Biie) b, 5 ek VO e . = 10—-50 °C 4

~
A
38035

15/1-’42 8471/1



DCG 2/500 PHILIPS

DIODE

FHIlIFS%EM!SSIUN .
-

Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir mtroduchon page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli (zie iding blad 0677/2
Datos para diferentes montajes (véne la introduccién pégina 0677/2
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max
e ¥ mA w w
1 2250 2000 500 1000 500
2 2550 3000 750 2250 750
3 2250 2850 1000 2840 710
4 4500 4000 500 2000 500
5 4500 6000 750 4500 750
6 4500 5700 1000 5680 710
15/1-'42 8471/1
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PHILIPS - DCG 3/3000

DIODE

™ PHHIPS%EMISEWN

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterriohre

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

i Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

b ¢ Rt R - S ST e g SR P = 50 V
P R S e SR R & 6,75 A
Vinv (max 150 cfsec) . . . . . . . . ... = max 7,5 kV
RO o ovivi vinine o e S R e = max 4,0 A
Fhis v 5 i s w0 @ e s ale ee ee = max 1,0 A
Nol oo in s e 9 bk B om oy e 4w s A 16 V
D VIR AN R = 20—65 °C
B s B o wle R Ve a6 e W S = 10—4¢ °C
max56
=
® g
g
v ¥
™
f Core i
JF9897

15/1-’42 855171



DCG 3/3000 . PHILIPS

DIODE
pnmns%smssmu
Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir introduction page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli (zie inleiding blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (vease la introduccién pégina 0677/2)
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max.
kV kV A kW kW
1 2,65 24 2,0 4,8 2,4
2 3,1 3,6 3,0 10,8 3,6
3 2,6 3,3 4,0 13,2 3,3
4 5,3 4,8 2,0 9,6 2,4
5 5,3 71 3,0 21,3 3,55
6 5,3 6,6 4,0 26,4 3,3
15/1-’42 8551/1
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PHILIPS DCG 4/1000

DIODE

™ PHHIPS%EMIESIM

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrshre

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

—~ Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

M e e bR e 5 oss = 25 V
 { P S I N i R O e e A 48 A
Vinv (max 150 ¢/sec) . . . . . .. ... = max 10 kV
ABP 5t e S oS it oot = max 1,0 A
B 5 e s I ST B ST e TR w1 = max 0,25 A
Val®- 5 oo s s @ i'ade i § e &8 e 16 V
N R R ... = 20—65 °C
ey RS Ee 1 e e i S A = 10—40 °C
2 _max495,_
| s
— | ]
¥
7\
£7051

15/1-°42 850171



DCG 4/1000 PHILIPS

DIODE

PHI[IFS%EMHEIUN
A

Data at d:ﬂ‘erent cm:mts (see introduction page 0677/2)
Daten bei v gen (siebe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir mtroducuon page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli (zie blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la introduccién pégina 0677/2)
Vi Vo Io Wo Wo’
Fig. max
kV kV mA w w
1 3,5 3,15 500 1580 790
2 4,1 4,8 750 3600 1200
3 3,5 4,5 1000 4480 1120
4 1,0 6,3 500 3160 790
5 7,0 9.6 750 7200 1200
6 7,0 9,0 1000 8960 1120
15/1-'42 8501/1

K 833



PHILIPS DCG 5/30

DIODE
PHIlIPS%EMISSIUN

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrohre

Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

e e R R G =t . 50V
10 S RS TEA IS T SR e S o TR i 31 A
Vinv (max 150 cfsec) . « ¢ « « s ¢ o ¢ o o o & =max.l3‘kv
T VP RPasiE el G T TE PR Sy ST A SR T OO - Sl
B o v i ans b Rono v oo vt Nk M 8 A
Vaio ¢ ¢ c v s o viv o siers G bpboinann. b 16 V
e e b e AT e e e e = 2065 °C

Vg i s v it et e 15200 V

1/10-43 8651/1



DCG 5/30 PHILIPS
DIODE
Data for dxﬂ'ermt urcunl (see introduction leaf 0677/2)
Daten bei siehe die Einlei Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (vou' mtrodm:txon feuille 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakeli iding blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la mu'odnccxén hoja 0677/2)
e Vi Vo e Wo Wo'
kV kV A kW kW
1 4,55 4,15 12 49,8 24,9
2 5,35 6,25 18 112,5 37,5
3 4.55 5,80 24 139,2 34.8
4 9,10 8,30 12 99,6 24,9
5 9,10 12,50 18 225,0 37,5
6 9,10 11,60 24 278,4 34,8
Ignition characteristic at
Zﬁndchu-ktmhk bei
ique d eage pour t = 31°C
n... ki bii
Caracterlsuoa de encebado para
v 25883
o ey v =
0 W K [ ¥ 2w @ —

1/10-°43

8651/1



RRLLIRS DCG 5/2500

DIODE

o . PHIHFS%EMISSIUN

Half wave mercury vapour rectifying valve
Halbweg-Quecksilberdampf-Gleichrichterrihre

- Tube redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelfasige kwikdampgelijkrichtbuis

Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica

Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheiat
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cédtodo Oxido, caldeado directamente
b Tl TR (R IR JET R S e = 50 V
s st St B ) 5 vl o5 e ~ 10 A
Vinv (max 150 ofsec) . . . . . . . . .. = max 12 kV
ZRD: o o o wie e s miiee e widers LEEda = max 2,5 A
B 0% 5 LG G RS S i sl = max 0,5 A
WOYE o s lois 5 & & who ¥ B ebaoRsL e ~ 16 V
Bowoe A v 4w e e e = 20—65 °C
R At xR 8] e e et g e = 10—40 °C

15/1-"42 8541/1



DCG 5/2500

pumps%mssmn

Data at different circuits (see introduction page 0677/2
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2)
Données pour différents schémas (voir introduction page 0677/2)
Gegevens bij verschillende schakelingen (zie inleiding blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (véase la introduccién pagina 0677/2)

PHILIPS
DIODE

i Vi Vo e Wo Wo'
kV kV A kW kW
1 4,2 3,8 1,0 3,80 1,90
2 4,9 5,8 1,5 8,70 2,90
3 4,2 54 2.0 10,30 2,70
4 8,4 7,6 1,0 7,60 1,90
5 8,4 11,6 1,5 17,40 2,90
6 8,4 10,8 2,0 21,60 2,70
Ignition characteristic at
Ziindcharakteristik bei
Caractéristique d’amorgage pour = 33°C
Ontstekingskarakteristiek bij
Caracteristica de encebado para
25388 )
3000
|err==3 W10
-0 =20 E”

15/1-42

8541/1
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PHILIPS DCG 9/20

DIODE

8 . numps%mmsmu

Half wave mercury vapour rectifying valve
Hdbweg-Qnechﬂbﬂd-mpf Gleichrichterrshre
e redresseur & vapeur de mercure monophasé
Enkelhnge kwikdampgelijkrichtbuis
i Vélvula rectificadora de vapor de mercurio, monofésica
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde. a chauffage direct
Kathode : Ox?d. direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamenta
VI CI0G o e e 5ol code » b g ol = 50V
| 2 TR ST IRt e L T £ 125 A
Vinv (max 150 ¢fsec) . . . . . . . . ... = max 21 kV
e e e e = max 10 A
W n v c v 979 6 P RE W hE e = max 2,5A
WO & o« sw v e el e e ~ 15 V
B oo v e e o e e e e = 20—65 °C
e v 55 5 b 5vd SmE s e A e B = 10—40 °C
max66
.
8
P a
5
g
IIES
r f 66
38038

15/1.’42 8631/1



DCG 9/20

hak sl

PHIHPE%EHIESIDN

Data at different circuits (see introduction page 0677/2)
Daten bei verschiedenen Schaltungen (siehe die Einleitung Blatt 0677/2) -
Données pour différents schémas (voir mtroductwn page 0677/2)

Gegevens bij verschillende zie i

PHILIPS
DIODE

blad 0677/2)
Datos para diferentes montajes (vénse ia introduccién pégina 0677/2)

Vi Vo To Wo Wo’
Fig. max

KV kv A kW kW
1 1,4 6,7 5,0 35,5 16,7
2 8,6 10,0 7.5 75,0 25,0
3 1,4 9,4 10,0 94,0 23,5
4 14,8 13,4 5,0 67,0 16,7
5 14,8 20,0 7,5 150,0 25,0
6 14,8 18,8 10,0 188,0 23,5

15/1-'42

8631/1
K 833
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PHILIPS
DIODE

P

PHHIPS%EMIBSIUN

DE 2/200

Full wave high vacuum rectifying valve
Vollweg-Hochvakuumgleichrichterréhre
Tube redresseur a vide poussé biphasé
Dubbelfasige hoogvacuumgelijkrichtbuis
Véivula rectificadora de alto vacfo, bifdsica
Cathode: Indirectly heated
Kathode: Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode: Indirekt verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
N TR TPt o 34=: Bt s emmiiirtopes = 4,0V
e N %, el A ~ 4 A
Wi LR S e, o soa it N = max 2 x 2000 V
VI i e ey o s nu e 5 wbbears = max 5000 V
) U TN el & S TG, i = max 2 X 50 mA
R 25 ol viin be 0 5 ropemaTiadie o e A 500 Obm
al .38
kit
15/1.742 7436/1



DE 2/200 PHILIPS
DIODE
pmups%mssmu -

Characteristics

Kennlinien H

Caractéristiques : Vo-Ia

Karakteristieken :

Caracterfsticas

A~ g
welv)
3000 DE 2/200 I +H
i 3 EHER
! ;
I
I
250075
R = RS
Y
i /a-é'*,&esp
2000 o
= )*%‘,
8 N W/
1500 -
0 20 40 60 80 EBm4) 190
35805
15/1-°42 7436/1

K 833



PHILIPS MA 12/15

TRIODE

™ | nmups%imssmn

Use: Modulator, H.F. and L.F. amglifier (watercooled)
Verwendung: Modulator, H.F. und N.F. Verstiirker (wassergekiihlt)
Utilisation: Modulateur, amplificateur H.F. et B.F. (refroidi par eaun)
Gebruikswijze: Modulator, H.F. en L.F. versterker (watergekoeld)
N Empl dulador, amplificador de A.F. y B.F. (refrigerado )
por agua
Cathode : Tungsten
Kathode : Wolfram
Cathode : Tungsténe
Kathode : Wolfram
Cétodo : Tungsteno
b { SEFE IS e S O B S SR o SO B 215 V
Moo onas CIRCHS B 2 T e R D P 79
| T SRR . B B el e e 9165 311 A
Ve ioie s Nin ki els e aieie e Exiax 13 RV
Wa..... s s s eeiee e se o e s ORXs 19 KW ) 3
Watsvia a's I e ) e o o s 0 0 mm 18 kW 74|
ey st ettt R G L 14 ""',L‘(/L"”i
S.}Ia=l,5A)..... ...... e e 7,5 mA/V
[ 5 S S « T e 2,5 pF
(U ma e dadn praiilides syt S i i A o 21,2 pF
Cog « o ¢ s s s a o0 s 0 s 0 s s sisne = 30,5 pF
2 MHz Va max
Telegr. | Mod. Va)
15 m 20 12 kV | 10 kV
Vol. aq. 20 1/min.
T~T, = 14°C
Ty, max = 60° C
-
©
g
9
Yy 30677

15/9-'40 1621/1



MA 12/15 PHILIPS

TRIODE
puuws%&mssmn

Characteristics
Kennlinien 2
Caractéristiques : » Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas
A
)
Ia(mA &
T TTT ™A 12715
JEEL
,[ e 1 1
7000+ nanEnn
F" Hir
7
CEEY,
6000___}, N
7
]
J i
5000FHHH i
J N
S lofnd)
7
4000+ / y 2000
— :: i ’;
B/ / TimE
300048 . : 1500
= Vi 2
7
AR Fimmyi
20005 1000
7
14
M=)
1000 500
u %
S =
S
[/ |
DIEKZ T AT AT
a 5000 10000 \ 15000 ' 20000 Va{V)
364957

15/9-40 162171



PHILIPS MA 12/15
TRIODE
pumns%smssmn
L.F. class A amplification
N.F. klasse A Verstiirkung
B.F. classe A amplification
L.F. klasse A versterking
B.F. clase A amplificacién
Va 12 10,6 kV
Vg ~ — 580 ~ — 475 v
Ia (Vgp = 0) 1,0 1,14 A
Ia (Vgp = mlx.g 1,02 1,16 A
Ig (Vgp = max. 0 0 A
Vgp ~ 580 A~ 475 X
Wi 12,25 12,3 kW
Wa 10,3 9,6 kW
Wo ?,95 3)8) 2,738 | kW
Ra 15000 2) 5370 *) ohm
7 9 22 %
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstir zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 12 kV
Vg ~ - 700 v
Ia = 0) 0,8 A
Ia = max.,) 5,34 A
Ig = max.) A 0,56 A
Vgp ~~ - 1600 Y
Veg'p ~ 3200 X
Wi 64 kW
Wa 2x11 kW
Wi ~ 900 w
Wo 42%) kW
Ra 1200 ohm
Raa 4800 ohm
n 65,6 %

1/10-'43

1621/2



MA 12/15 PHILIPS

TRIODE
PHlllFE%EMlSEWN

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
HLF. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klusse B telefonie
A.F, clase C telegraffa A.F. clase B telefonia

A 15 15 m A 15 15 m
Va 12 10 |kV Va 12 10 |kV
Vg ~—1000 |~ — 800 b4 Vg ~—100 |~ —575 v
Ia 2,5} 251 A Ia 1,5 15| A
Ig ~ 375 |~ 380 |mA Ig ~ 160') |~ 250!)|mA
Vgp |~ 2200 [~ 2000 v Vep |~ 780 |~ 750 v
Whi |~ 825 |~ 760 | W Whf |~ 2501~ 3751)| W
Wi 30 25 kW Wi 18 15 |kW
Wa 10 9 kW Wa 13,5 11,3 | kW
Wo 20%*) 16*) | kW Wo 4,5%) 3,7 |kW
7 67 64 | % ” 25 24,5 | %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
A 15 15 m
Va 10 8 |kV
Ve |~-1350 |~—1200 |V
Ia 1,4 14| A
Ig A~ 500 |~ , 500 |mA
Vgp |~ 2600 |~ 2400 i 'd
Whf |~ 1300 |~ 1200 w
Wmod|a 7 |~ 56 | W
Wi ~ 14 11,2 | kW
Wa 4,5 3,7 | kW
Wo 9,5¢ 7,5 | kW
7 68 61 | %

1/10-'43 *) vide pag. 0633/2 1621/2



PHILIPS

MA 12/15

TRIODE
e
pursES pussin
Characteristics L.F.class B amplification (one valve)
Kenulinien : N.F. Klu se B Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F.classe B amplification (un tube)
— Karakteristicken: B.F.klasse B versterking (een buis)
Caracteristicas B.F.clase B amplificacién (una vélvula)
Wa
wo (kW)
R LLLT i ‘IN
T i
T Wb 460
- Va=f2kV »
‘;?g-.-mav q;;
15} Foa=480002 160
==
1 {40
20
Be22 0
4 T T 200 11 4001+ 60018001 1000 1+ 1200 1 40011600
YV
g,
k"
s Vaaf2kV
Vg ==700V
Ra=120000
3 2 Raa= 480002
1 o(%)
1 5
L
f
~~ 0. 5[ L] 25
0
0 I i LAY/ )
0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600
15/9-'40 1621/3



MAIZ/IS PHILIPS

TRIODE
pmups%mwsmu
Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonia
A:15 m
Wa
e (kw)
25; i FIATE/75|
20 l'
d 44 /7
== 4
15
10 £
5 - >
0 =
lij 00 o 2600
Ia(4) ant (4)
3 i 30
V.4 .
=712 nt
2 » A 20
1 x
PAREY.d {
[ e
1 P
AL Ig(mA)
1 7 10 500
—
/', 250
i = W/
oz P ] .—v' 0
0 500 1000 1500 Vgn(v) 2000
JE608

15/9-%40 1621/3



PHILIPS MC 1/50

TRIODE

—, PHIlIPS%EMISSIUN ' ~

Use : Oscillaior, H.F. amplifier
Modulator, L.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Modulator, Niederfrequenzverstirker
——, Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Modulateur, amplificateur B.F.
Gebruikswijze : Oscillator, hoogfrequentversterker
Modulator, laagfrequentversterker !
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F. =
Modulador, amplificador de B.F.

Cathode : Oxide, directly heated
Kathode: Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode: Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente

| (s SR (5 ISR S R R 10,0 V
I v st -+ deie st e b @ e L1 A
e i oo ohis, o 600 e s o ol a eI 1,1 A
VR ooioiaiton: o o hias e e e e e ARG 1000 = V-
Wi v ooie & o 6 9 S 8 STaTRN et RN -0 W
WAL . o v s S o v W e e 100 W :
oo o o dhe retee sl e aie e e e A 10 5
S (M TS mAY o o v v o i mA[V ¢
| e T AR I O 8, T g, s & g v ¢ 5
Cof-vo v s o by v isekETvice v o o0 M 5.4 pF -
Ol Siiatie o oo wldieieiatets v 0 M 9,2 pF
Cag « o o ¢ v ¢t ¢ o e o 0 o s 0 s ee s RN 9,6 pF
max51

max 3

15/1-.°42 1371/1
K 833



- MC1/59

PHILIPS
TRIODE

PHIlIFS%EMISSIUN »
‘v——\

\
Characteristics :
Kennlinien s ?
Caractéristiques : » Ia-Va
Karakteristieken: s
Caracteristicas :
\
Ta(mA) 34573
! MC 150
1100
1000
00
N\
= o
AN
700 i 3
e 2 5
600 7 ; P
y N
500 Lo, O
r / i
/ 2
w0 ] ; pou
’l Vi / 4 4 \ e
/ / / /— T
/ PaEERsEREE) TN
/ / £ + r? 1]
200 /A -H -
Z / P, 4 ] 2
4 4 =
100 / A "@"
A pd V. -
 / "r ; 7 W 4'/
i BZasEzZalsy Bl
0 23 1500

15/1-"42

1371/1



P

PHILIPS MC 1/50
TRIODE

PP E mssin

LF class A amplification

NF Klasse A Verstirkung

BF classe A amplification

LF klasse A versterking

BF clase A amplificacién
Va 1000 v
Vg ~— 80 v
Ia (Vg~ = 0) 5 mA
Ia (Vg~ = max 41 mA
Ig (Vg~ = max 0 mA
Vg~ N 80 34
Wi 77 w
Wa 55 w
Wo 229) %) w
Ra 78003) Ohm
7 28,5 %
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (awei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1000 v
Vg —100 v
Ia (Vg~ = 0) 26 mA
Ia (Vg~ = max 312 mA
Ig (Vg~ = max 17 mA
Vg~ ~ 180 v
Vgg~ ~ 360 v
Wi 312 W
Wa 2x58 w
Wg N 3 W
Wo 196 %) w
Ra 1600 Ohm
Raa 6400 Ohm
7 62,8 %

15/3-"41 S 13712



MC 1/50 PHILIPS

TRIODE
PHIlIPS%EMISEIDN

HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C  Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B  téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonfa

A 150 m 2 150 m
Va 1000 v Va 1000 v
Vg A2 — 260 v Vg ~ — 105 v
Ia 157 mA Ia 102 mA
Ig A~ 12,5 mA Ig ~ 221) mA
Vg~ | & 360 v Vg~ | &~ 110 v
Whf | ~ 4,5 w Whf | ~ 51 w
Wi 157 w Wi 102 w
Wa 60 w Wa 73 w
Wo 9o1t)| W Wo 2094 | W
) 62 % 7 28 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de dnodo

4 150 m
Va 1000 v
Vg ~— 240 v
Ia 125 mA
Ig ~ 11,5 mA
Vg~ ~ 330 v
Whi A 3,8 W
WIf ~~ 632) w
wi 125 W
Wa 45 w
Wo 80*) w
% 64 %

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 1371)2



PHILIPS MC 1/50

TRIODE

e
PHIHPS%EMISEIUN

Characteristics : L.F. class B, amplification {one valve)
Kennlinien : N.F. Klasse B, Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B, amplification (un tube)
P Karakteristieken: L.F. klasse B, versterking een buis)
: \ Caracteristicas B.F. clase B, amplificacién (una vélvula)
Wa
WU(W’ qm
100575 Jl 100
|""L. y
:1'
75| V21000V P & 75
Vg=—100V W /
Ra=16001L - =
50 Rag =6400.00 | -~ Ll 50
P
A 7
251 . am = 25
1 e
= A —
e
0 —— 4
u 100 150 Vo)
"
Bl 5
125 Va=7000V
Vo~100V %)
IfmA) = 160002 7 5
0 Raa=640010. /'4' 4
—
P 75 75 3
» D
yd
5 5 e ~ 2
4
A I
25 25 > 1
o~ ot
vy
P
0o 0 0
0 50 100 150 (V)
50482

15/1-’40 1371/3



MC1/50 PHILIPS

TRIODE

PHIHPS%EMISSIUN W

Characteristics H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas AF. clase B, telefonia
N’
Wa .
ish (W) % : hm 150 7 (%)
L I e
100 = Wwa 100
Va=1000V 1 - LA ~
Vg=—105V +
75 4 o a 75
- { Wo
r i ]
50) AEEEED L= so
P, ; HEE =l
: o
25 ' S 25
P L
7 - T
= = —
7] o 0
50 100 1501 Van{¥)-1 200
BmA) Lntlm
300 600
= 7 500
Ig(m#) Va=1000V 'Zanf
Vg=—105V|
20 200 - 400
3 l,
} 1 Ja |
{ 300 L
.4 =
10 100 21200
. A'b__
P I 4
1 P4
A ! 100
= e
0 o= 0
0 50 100 150 Vgr() 200
25714
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PHILIPS MC 1/60

TRIODE

_—

—

PHIHPS%EMISSIBN

Use : Modulator, L.F. amplifier
Verwendung : Modulator, N.F. Verstirker
Utilisation  : Modulateur, amplificateur B.F.
Gebruikswijze : Modulator, laagfrequentversterker
Empleo : Modulador, amplificador de B.F.
Cathode : oxide coated, directly heated
Kathode: Oxyd-Kathode, direkt geheizt
Cathode : cathode a oxyde, & chauffage direct
Kathode: oxyd-kathode, direct verhit
Cétodo : cétodo de 6xido, caldeado directamente
Ve L s s vwliTele s e @ e el e 40V
I T R ote R e s e B e e R 33 A
Jl 5= e be Laboetl o b 15 i 1o 5w jedi o). 0 e b ot b 15 LA 1,3 A
Na ieisle v vie v 9o siafs s & s loiels, == MAX:1000 1 ¥
WB o o ielioe o m bowio o wl o wie » doie w SRR OB W
WALl s lebsoqu ohloyeion sion)dhmpio sy uiieas 100 W
Wos-en siele aia o e e uw e s e RS 12,5
Saw= TSmAYs o o v 06 v v0 s 50 & 6,0 mA/V
Gabriclo ol e bl b s o ~ 4,3 pF
e o el s o e L ~ 11,0 pF
Qe L L e T R eleled e e e T ~ 15,3 pF
¢ R T o R . . = max. 200 mA
max51
a 8
pe
g
)
i .'/\ & P-4
P\
N ' °
A
y 5 I LN
34603

15/1-"40 1381/1



MC 1/60

PHILIPS

TRIODE
pmuus%smssmn -
Characteristics ¢
Kennlinien 5 8
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas
S
b
BimA) § 25653
LS
500—-§~'$ % TMC 10 =
N
THS
f h Y
S
IEES
400 I i1 IQ
I JI TS
i
I 1ra
I A R
] I i' Y
i / I l%~
H f ! §
300 1 / / A
I / 8
I J JUTp
T Han
J ] J1 1S
| / ll / -
7
fiyry y 1 §
T i LTa
y Vi / 7 7 8
/ / IMES
F | / ] h
/ / / D
J1 17 J I ;8
/ ] / S 1
/ / / - -
X0 1 / i i 8
I / Vi !
]/ J D
i (iR ANy /N 8
a rama 718
l / V. i/ y ,l' /\
/ / / 7 P ‘AIN' W
0 7 7 ' L -1
0 500 1000 1500 Valy)
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PHILIPS

-~

TRIODE
puuws%;mssmu
LF class A amplification
NF Klasse A Verstirkung
BF classe A amplification
LF klasse A versterking
BF clase A amplificacién
Va 1000 v
Vg ~— 64 v
Ia (Vg~ = 0) 75 mA
Ia (Vg~ = max 1.5 mA
Ig (Vg~ = max 0 mA
Vg~ s 64 N
Wi 1,5 w
Wa 55,2 w
Wo 22,3%)8) w
Ra 9000 2) Ohm
7 28,8 %
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1000 v
Vg ~— 80 b
Ia (Vg~ =0) 36 mA
Ja (Vg~ = max 312 mA
Ig (Vg~ = max)] ~ 26 mA
Vg~ ~ 140 ¥
Veg~ ~ 280 v
Wi 312 W
Wa 2x54 w
Wg ~ 3,7 w
Wo 204 5) w
Ra 1700 Obm
Raa 6800 Ohm
7 65,4 %

MC 1/60

15/1-40

1381/2



MC 1/60 PHILIPS

TRIODF

PHIHH%EMISEIUN L

Characteristics : L.F. class B, amplification (one valve)
Kennlinien : N.F. KlasseB, Verstirkung (eine Réhre)
Caractéristiques : B.F. classe B, amplification (un tube)
Karakteristiecken: L.F. klasse B, versterking (een buis)
Caracteristicas : B.F. clase B, amplificacién (una vélvula)
Wa
wo/ 7(%)
10055755 IEEE T
B 2 wo
1 |
Va =1000V !
79 Vg.-&DV 25 75
Ra=170011 7
R3a=680011 2 EEE
2
// - Wa 50
A vl
25] -t ) 25
A 2
0| 0
50 100 L v {V)
B
5| I//
- Va=1000V A (%)
Vg=—80V
Q(MA) Rg:f?mﬂ
20 Raa=6800.1 4
SLA
NG
15 75 s 3
/ A\
Z
10 5 g N7 2
a 0
A /
5 2514 1
o P
o
o 50 100 150 Vg (V)
0479

15/1-40 13812



: Modulator, H.F. and L.F. amplifier

Modulator, H.F. und N.F. Verstirker
Modulateur, amplificateur H.F. et B.F.
Modul . en L.F. versterker

PHILIPS
TRIODE
N PH
Use
V nd 3
ey
— En:';)leo
Cathode :
Kathode :
Cathode :
Kathode :
Cétodo

*": Modulad lificador de A.F. y B.F.

P

Oxide-coated, directly heated
Oxyd, direkt geheizt

Oxyde, & chauffage direct
Oxyd, direct verhit

: Oxido, caldeado directamente

15 m 20 2000 V

15/1.42

143111



MC 2/200 PHILIPS

TRIODE
PHIHPE%EMISSIUI
W
Characteristics
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas
L 4
.Iaan) 21874
MC 2/200
N
)
] 16
1250 Q&L—‘Q\_‘
TS
7/ v
11 T AT
I 7
I/ / i ‘%
1 I IH
1000 iy i §
| Wy [AN
/ A Y I Y
yiviv] FHfH T
IAIATAY I AW Y TAN
7 y Sriwayimay /
A AT Al Ay Ay A é.
750 7i i Ay
/AW &Y A
117 TAW MY AW Sy S
/ Jim AV AW Ay gl
/ J ! TS
AR S
]/ JAWEyIm Ay il
AT AT AT (A P AT TS
500 / T YAy (W AT AN
/ 7AW MV !
[iIATIWAY Vi 2 [T
/ FAW VAW YW YW AN
A, AT Ay Ay Ay R AR
K riw AR IEN o’
fINE il
/7 / ]
250 / ;‘90_]_
/ 7 viw v AV A\
o s s ol arv a7 AT iy 7 A
/A AT
/ ‘/ ,/ l' / / ,‘ d s ,l ‘
,l 7 /| AV ,' / rl 7 ,‘fp S
0 v - A AT
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 Va(y)
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PHILIPS MC 2/200

TRIODE

‘| uumps%smssmu

L.F. class A amplification
N.F. Klasse A Verstiirkung
B.F. classe A amplification
AN, L.F. klasse A versterking

B.F. clase A amplificacién

Va 2000 ¥
Vg ~ — 103 v
Ia (Vgp = 0) 125 mA
Ia (Vgp = m;x.g 129 mA
Ig (Vgp = max.) 0 mA
Vgp ~ 103 v
Wi 258 W
Wa 184 w
Wo 743)%) v
Ra 10000 *) ohm
7 28,7 %

L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
H.F. classe B amplification (deux tubes)

L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 2000 v
Vg ~ — 120 v
Ia (Vgp = 0) 80 mA
Ia (Vgp = max. 612 mA
Ig (Vgp = max. A~ 86 mA
Vgp ~ 210 v
N Veg'p ~ 420 v
Wi 1224 w
Wa 2x224 W
Wi ~ 18 w
Wo 776 %) w
Ra 1650 ohm
Raa 6600 ohm
oS
7 63,5 %

1/10-'43 1431/2



MC 2/200 PHILIPS

TRIODE
— PHHIFS%EHISSMN

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F.
AF

HLF. klasse C telegrafie . klasse B telefonie

AF. clase C telegrafia F. clase B telefonfa | -
A >15m|>1m A >15m|>15m
Va 2000 1500 | V Va 2000 1500 | V
Vg |~ —275 |~-200 | V Vg |—110 jJ~-75 | V
Ia 350 350 |mA Ia 190 235 |mA
Ig S 45 |~ 45 |mA Ig ~ 501~ 60')fmA
Vegp | 450 |~ 350 | V Vegp |~ 120 |~ 110 | V
Whf |~ 20 |~ 16 | W Whf |~ 12|~ 131 W
Wi 700 525 | W Wi 380 350 | W
Wa 200 175 | W Wa 250 240 | W
Wo 500¢)  350%)| W Wo 130%)  110%)| W
7 71 67 | % 7 34 31 1%

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

A.F. clase C modulacién de énodo

A > 15m > 15 m
Va 2000 1500 v
Vg ~—375 ~ — 300 v
Ia 195 185 mA
Ig A 30 A~ 35 mA
Vg~ ~ 525 ~ 435 v
Whi A 16 a~ 16 w
Wmod 195 %) 140 2) W
Wi 390 280 w
Wa 100 80 w
Wo 290 +) 200 *) W
7 74 71 %

1/10-43 *) vide pag. 0633/2 1431/2



PHILIPS MC 2/200

TRIODE

~ PH!HM%EMISSIHN

Characteristics: L.F, class B amplification
Kennlinien: N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques: B.F. classe B amplification
Karakteristieken: L.F. klasse B versterking
P Y Caracterfsticas: B.F. clase B amplificacién
one valve — eine Réhre — un tube — één buis — una vélvula

Wa
Wo 0") m
iodtiamaete ]
Va = 2000V s
Vg =—120V . b
Ra =16500. T
Raa= 66000 7
30 60
50
Wa
4 40
200F :
30
A
4
10 20
10
0 5 vgu (V) 11 3
T CATa
o= T
ey e
Ra=16500
Resm 6600 11 b (%)
200 A 4
o Y -
i 3 30
D
00 2 20
1 ©
T
~ ol H [
0 50 100 150 200 vgnlV) 250
30480

15/1-42 1431/3



MC 2/200 PHILIPS

TRIODE

PHIHH%EMIESH}N
w7

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteiistieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B telefonia
A:>15m
Wa
wo (W) 2a57¢
e %200
600
W
Va=2000V »
Vg=—110V
400 A
j 7
200! = ] = Wa
f
50 100 150 200 1+ Vg V
3
A LT Fan
K™ L hjfant(a)
Va=2000V afEmammss
300 Vo=~110V 4 Tent s
200 10
y 1
t
Iw 05
u 1
g H
\
0 & ]
7] 50 100 150 200 Vgnlv) 250
15/1-’42 1431/3

K 833



PHILIPS MC 2/200

TRIODE

p—
PHIlIPS%EMIEEIHN

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
o~ Karakteristieken : H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonfa

2 s+ dam 15

Wa
M %200 T
H +
600
Wo (]
Va=2000V y
Vg=—110V
400
200 Lo 0 Lchy
- i 1
1
= ] 1
0
50 100 50 200 1 Vgu V
1
)
(mA) i
Ig( T2 H Iaﬂf{A)
Va=2000V a }
300 Vg=~110V Zant ™S
t
P i
200 in7 10
1
i
Wi bt
I
100 0.5
1
PN = rREE
0 i 0
0 50 100 150 200 Wgnlv) 250

15/1740 1431/4



MC2/200 PHILIPS

TRIODE

PHIHFS%EMISSIBN -

A

Characteristies H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas AF. clase B telefonia
4 : dam 15
Wa(w)
hm
il 24877
600, pre s em
Va=1500V Loses
400 Vg=-75V
7 |
P
200 1 ] Wa
=
!
0 el J, ] i
50 100 [ 1200 1 Vav(V)
400 Za
&,
g - fantl4)
Va=1500V A
3 Vg=-75V A 15
Jant
200 vain 10 _
y. T -
i
o
100 05
Jg—+H
b
o & 0
0 50 100 150 200 vguV) 250

15/1-"40 1431/4



PHILIPS PAL 12/15
PENTODE
) puuws%mssmu —
Use H F. nmphﬁer (forced aircooling)
Verwend drker (mit forcierter Luftkithlung)
Utilisation Amphﬁutent HF. greftoldl par air foreé)
A Gebruiksw ,u Hoogfr met de luchtkoeling)
Empleo : Ampliicador de A.F. (refngeucxdn forzada par aire)
Cathode : ten
Kathode : mm
Cathode : sténe
Kathode : W
Cétodo : Tungsteno
N R L e S A W e 7 3P R - 22,0 V
M) s atalainio d i widisia ciasdive. u R 80 A
TRRE S\ oibio caniio mdh bee o oot e g e ~ 11 A
b SR o T S e R e R R T = max.2000 V
................... = max. 8 kW
Wi it e AN R VR T = 10 kW
Wt s o v v vy c TR e s = max. 1,5 kW
| R R R S R e
g‘:‘\’.-lzooov Vg2 = 1500 V, Il-lA) S 8 mA/V
Gl e Ly ™ 30,5 pg
RSB  PTIRE L CayRea e S ~ 58 p
U™ FENEISIRSE X SIS 8 6 N DR e ~ 0,05 pF
Va max
e L LT ETT -
elegr. Va
150 m 2 12 kV |10 kV
9m |33,33] 10kV | 8 kV
6m| 50 8kV| 65kV| 400 V
Ti max = 45° C
Ql
N
3
Dot E
a
g2
$ 5 188
s8040
1/10-43 5622/1
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PAL 12/15 EEn

PENTODE
PHIHPS%EMISSIUN

Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : Ia-Va

Karakteristieken :
Caracterfsticas  :
n@
10 PAL)B
9
T=1200
" Wpa=Vg3=1500V
:: 150V
/
/
7 i £ .
90
6 4 o
e
/ P
5 /
TSV
'/' =
4 /
IOV
i
3y 2a Py
7
v
2 V. J ¥
Vi
1 52 =300V
0 11
g 5000 00 75000 Va (V)
38046

1/10-'43 5622/1



PHILIPS PAL 12/15

PENTODE

~ PHIHPS%EMIESIUN

Characteristics
Kennlinien :
Caractéristiques : s Ig2 + Ig3-Va; Igl-Va,
Karakteristieken :
P Caracterfsticas
g1
Ig2+1g3 ol
1000 T ! ARl
| " |
%00 : :
[l
Vg2=Vg3 = 1500V
80011+ i |
1] l|
700 it i
600
T
i
00—ty
- 11 % =200
4001 Y !
| [ ] \ \
BE \
! ‘\ = I'I
SOOI X
1 \ N NS 4
] | N TN \\
20 WS Y ~loy
L -
N~ i
R I — 0 ) §1V
100 Hphr B 5 :
- BN = z H
~ 4 0 o= = ]
0 2000 4000 6000 6000 1000 12000 Va(V)

Jeo45
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PAL 12/15 PHILIPS

PENTODE

PHIHPE%EMIESIUN (W

[ Characteristics :
Kennlini %

Caractéristiques ¢ o Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vel
Kavskteristakon: s
Caracterfsticas  :
Ia(A)
: EREEEERREE e %0
i EEE [ i
T 1
!
i 25
Va=12000V
f i i
1 1 1
f
T 2,0
/
1 i
i 1 J
l j
I I
Ji
1 ] &/ %l N
: / & f | i 1’5
& [T,
o
i % 1 | i
o/
1 )
1 = / 1,0
; / ll /. b’mA
i 1 Ig2
J Ji| ’l !
i\f s,:: L
§ / fi05 200
§_
§ —H &
& I {§_‘—{\.:
SRS A N
o RS AR e H 0 ~
=750 Vyi(v) =500 ~250 (4] 125
Wil Tg04s

15/341 50 5622/2



PHILIPS PAL 12/15

PENTODE

& PHIlIPE%EMlESlDN

i H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
; AF. clase C telegrafia
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vel ~—500 A~—500 v
Vg2
: M 2 1500 % 1500 v
Ia 1,9 2,1 A
Igl ~ 180 ~ 145 mA
A % ~ 5% { ~ a5 mA
Vgl~ ~ 1000 ~ 950 v
Whi ~ 180 ~ 140 w
Wi 22,8 21 kW
Wa 8 8 kW
Wg2 0,790 0,715 kW
Wo 14,8 13 kW
” 65 62 %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonia
A >150
Va 12 kv
Vgl ~—400 v
s Vg2
MH s 1500 v
Ia 1,0 A
~ Igl ~ 651) mA
Ig2 % 0 A
Ig3 A m.
Vel~ ~ 350 v
Whe N 457) w
Wi 12 kW
Wa 8 kW
Wg2 0,060 kW
~ Wo 4% kW
7 33 %
15/1-°42 *) vide pag. 0633/2 5622/3
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PAL 12/15 PHILIPS
PENTODE
pnmps%mmsmw
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A/F. clase C modulacién de énodo
2 >15
Va 8 kV
Vgl ~—500 v
Vg2
v s 1200 v
Ia 1,2 A
Igl ~ 240 mA
Ig2
5 s & 1250 mA
Vgl~ ~~ 1000 v
Whf N 240 w
Wif ~~ 4800 2) w
Wi 9,6 kW
Wa 3,8 kW
Wg2 15 kW
Wo 5,8 %) kW
7 60,5 %
H.F. class C anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
H.F. kiasse C anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C modulacién de é4nodo y de rejilla pantalla
A >15 m
Va 8 kV
Vel ~—500 v
Vg2
ves E 800 v
Ia 1,32 A
Igl ~ 260 mA
Ig2 oy
A % ~ 580 mA
Vgl~ ~ 840 v
Va2~ e
V§3~ o 800 2) v
Whf ~ 220 w
WIE ~ 5600 %) W
Wi 10,6 kW
Wa 3,1 kW
Wg2 0,465 kW
Wo 7,5 %) kW
7 70,5 %
15/1-242 *) vide pag. 0633/2 5622/3



ERELIRS PAL 12/15

PENTODE

™ pmups%&mssmu

H.F. class C screen gnd-suppressor gnd modulauon

H.F. Klasse C schi ter-Fanggitt

H.F. classe C modulation de grille écran et de grille d'arrét

H.F. klasse C schermrooster—vnnvrooster modulatie

£ AF. clase C lacién de re;llh talla y de rejilla supresora
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—500 ~—500 Y
Va2 900 {900 v
Vg3 §
Ia 0,87 0,78 A
Igl ~ 21 ~ 20 mA
1g2 ~ 10 ~ 60 mA
Ig3
Vgl~ ~ 660 A~ 650 v
Vg2~ <7 (B
Voo 2 ~900%) | { ~900) v
Whi ~ 18 ~ 13 w
Wif ~ 63? fs s BLY) w
Wi 10,5 7,8 kW
Wa 6,9 4,9 kW
Wg2 0,063 0,090 kW
Wo 3,6 %) 2,9%) kW
7 34 37 %
A
15/1-"42 *) vide pag. 0633/2 5622/4
K 833



PHILIPS
PENTODE

PAL 12/15

1/5€90 Sed apia
es06s &5068 25008
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Vi
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PIEH PAW 12/15

PENTODE

™ PHILIPS%EM!SSIHN
Use : H.F. amplifier (watercooled)
Verwendung : Hochfreq drker ( kithlt)
Utilisation : Amplificateur H.F. (réfroidi a ﬁe‘u)

) Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)
Cathode : Tungsten

Kathode : Wolfram

50 | 8xv | 65kv | 400V Eoa— 11
|
Vol.aq. = 12 V/min ‘

T’_Tl 14 °C 5 1‘
T.llllx = 60 °C i
¥ ¥
o Db
o 8 N
‘L__LQO ki
—|h_Al8]]
= |
~ 55 L
) l110__|
- 150
w304

1/10-"43 5621/1



PAW 12/15 PRILEPS

PENTODE

DHIUFE%EMIEEIGN e

Characteristics  :
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Va

Karakteristieken :
Caracteristicas 1 3
-
@A) 3751
« 10 P26
9 )
Tl=] ov
B W2=g3=1500V
8 750V
4
/
7 A
N7
l v
6 1 /
4 =6
/ P
5 /
yd m— =7
V4
4
mil 4
/
3 M1 150V
w4
ir A 4
2 l) 00y
1 / o —300.
> = I
0 T e
0 5000 10000 15000 Va (V)

1/10-’43 5621/1



RS PAW 12/15

PENTODE

™ PHILIPE%EMISEIUN

Characteristics
Kennlinien H
Caractéristiques : Ig2+1Ig3-Va; Igl-Va.
Karakteristieken :
aracteristicas
o C et
Ig!
lg2+1g3 (mA) 34747
1000 | ] PA 12]15
i [
900 -
H Vo2=Vg3=1500V L
800+
i
HER| I
LN |
700~ :
600 : i
EEENI IR ’
L | l‘ {HAY
500ty
B \ !
aoo T N ‘
R \
] MAEAY
BE \‘ < 150V
300
) OO
AN TN TN
R OSCINREe50
200 | N Y ~l A1
i NS T
oo IS T
100 EE = 156V
™\ BLaiEs 200V ]
L]
o FEPREEE =
0O 2000 4000 6000 6000 #0000 72000 Va(V)
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PAW 12/15 PHILIPS

PENTODE

PHHIPS%EHIBSIUN ’\/

Characteristics  :

Kennlinien H
Caractéristiques : » Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken :
Caracterfsticas ¢
A "4
Ia(A)
i e 0
25
Va=12000V
1
2 Ll
EEEESER
,L_,J » : T T 2:0
.'{_ 7 T 1
i SR I I
T 1
P I
I 1] | lJ
- I HE
b8 BEEET S =HE
8 S SN s
’fl EEEL (,y i T’"“‘jl D
L { it “12 *‘ BT BT ' ’
I ! L ;”Z | i
SaRamaazary mEES iEE
el () A i I
] X T i
‘ T} 10
T N A g1 ma
=) EEE l’ ‘\ i Ig)}
5 B'iERERE inn /
“"VH B ”,lT\l P
T S e a5 2
! /. 1 1 { i§ RN
JE 0s 1o 08
7S @ + s 100
AR ATV EF T s ]
A A i ‘
. ‘T (N L] 1110 0 —
-750 g1(v) =500 250 0 25
34553
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ERIR TS PAW 12/15

PENTODE

» . pmuns%mmsmn

HF class telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
. AF clase C telegrafia
A >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—>500 ~—500 v
}’,gg % 1500 g 1500 v
Ia 2,75 2,6 A
Igl ~ 200 ~ 150 mA
5 |§ e € ~ATS mA
Vgl~ ~ 1050 ~ 1000 v
Whf ~ 210 ~ 150 w
Wi 33 26 kW
Wa 12 10,1 kW
Wg2 0,790 0,715 kW
Wo 21'%) 15,9 %) kW
7 63,5 61 %
HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
P >150 >15 m
Va 12 10 kV
Vgl ~—400 ~—400 v
Yed 1500 1500 v
Vg3
Ia 1,12 1,05 A
Ig1 ~ 1) |~ 601 mA
~ o {~a0 {nso mA
Vgl~ A~ 360 ~ 350 v
Whf ~ 541 421 w
Wi 13,5 10,5 kW
Wa 8,9 7,0 kW
Wg2 0,060 0,075 kW
Wo 4,6 *) 35%) kW
~ 7 i 33’ %

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 5621/3



PAW 12/15

PHIlIPS%EMISSIﬂN

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF Clase C modulacién de énode

i >15 m

Va kV
Vgl ~—500 v
Vg2
Ve {120 v
Ia 1,2 A
Igl ~ 240 mA
Ig2
5 { ~ 1250 mA
Vgl ~ 1000 v
Whi ~ 240 w
Wif ~ 4800 %) w
Wi 9,6 kW
Wa 3.8 kW
Wg2 L5 kW
Wo 5,8 *) kW
" 60,5 %

HF class C nnode- and screen grid moduhtion

HF Klasse C A

HF classe C modulatlan d’anode et de gnlle écrnn

HF klasse C de- en sch

AF clase C modulacién de énodo y de rejilla pantnlln

P >15 m

Va 8 kV
Vgl A~—500 v
Vg2
ves % 800 v
Ia 1,32 A
1g1 ~ 260 mA
Ig2
5 2 ~ 580 mA
Vgl~ ~ 840 v
Vg2~
Ve 2 ~ 800%) v
‘Whi ~ 220 w
Wit ~ 5600 ?) W
Wi 10,6 kW
Wa 3,1 kW
Wg2 0,465 kW
Wo 7,5%) kW
n 70,5 %

PHILIPS
PENTODE

15/3-"41

*) vide pag. 0633/2

5621/3



FRILIES PAW 12/15

PENTODE
FHIHFS%EMIBEIUN

HF class C Screen grid/suppressor grid modulation

HF Klasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation

HF classe C Modulation de grille écran et de grille d’arrét

HF klasse C Schermrooster-vangrooster modulatie

AF clase C Modulacién de rejilla pantalla y de rejilla supresora

2 >150 >15 m
Va 12 10 %
Vgl ~—500 ~—500 v
xgg % 900 900 v
Ia 0,87 0,18 A
Igl ~ 2 ~ 20 mA
R PRI R mA
Ig3 % ~
Vgl~ ~ 660 ~ 650 N
VEZ | ~o00n [ f 000y v
Whf |~ 18 ot w
Wi |~ 631y |~ 81y w
Wi 10,5 7.8 kW
Wa 6.9 49 kW
We2 0,063 0,09 | kW
Wo 3,6 %) 294 | kw
7 34 37 %

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 5621/4



PAW 12/15 FIGLES

PENTODE
PHIHPE%EMISEIBN

Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristiecken: HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonfa

A>150m

%(kw) 34750
20 mrz{u
A
B Va=12kV vd
Vgl=—400V =
= 3: V == 'I
2 Vg2=Vg3=1500 —
P | .
= b
~ 3
5 < »
o ] "
gt =
N AEmT R - 800 7o
Yol A Tant
Ig! dLLapA;
I Va=12kV
92 VT —400V 1
= 12=Vg3=1500V %
// Ia
gt @
300 =FA%5 3
7
,’
200 z 5= 2
2 12 /I
P A A
100 S > 25 1
lr/ = - ¥7‘
& — [ —— - |
% 00 200 300 400 500 ; mg
W]
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PENTODE

~ pumps%&mssmn

Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristiecken: HF klasse B telefonie

/\ Caracteristicas : AF clase B telefonfa
A 15
Wo (kW) =
20 } : PA 12[5 |
1.
5 Va= 10KV ,
'=—400V i i
10 . =‘Vg3=f|500V i L - i
I = “ ]
5| ] B
e ” /
—
0 =
000200 8 500600700
| J@h?{ff Iant
Il (mA A A)
Ig2+ ]
400 P
Va=mkV 5 ’0 I‘a
V'g =—400V A (A)
2= VYg3=1500V
300 = 75 3
V) LA | L]
A L]
200 L==Tls 2
7 =
SEgssse0n0
100 o EB== - et 25 1
A\ f‘ b - - T & 4 =
0 = o |
0 100 200 300 400 500 600 700
Vgl V)
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PHILIPS%EMIESIUN o

Characteristics : HF class C anode modulation
Kennlinien : HF Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : HF classe C modulation d’anode
C
C

Karakteristicken: HF klasse anodemodulatie
Caracteristicas : AF clase modulacién de dnodo
Wa A>15 i
wo (kW)
25 RRadukid
Wa
20 v
tfr: Sk ov &
- Vg~v= 1000V
152=Vg3=1200V
10 i A
5 1
0‘ E 'l
S Iant
Ig1 (A .
mavigs ™ T g kv /1 ik
¥ VgT=—500V A N
500 Vg~v=1000V A 25
Vg2=Vg3=1200V D4
1 & 7 !
2000 400 i v 4 Za i 2
N : ','
1500 300FR= A 1,5
~. L1 pd A 4
1000 A == 1 5 1
/ Y
4 ~
500 100 cactnn BT
o ot HHH b 0 =
0 5000 10000 15000 Va(V)
J8/68
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Characteristics : HF class C anode- and screen grid modnlanon

Kennlinien : HF Klasse C Anod und Schirmgittermodulation
Caractéristiques : HF classe C modulatlon dnnode et de gnlle écnn
Karakteristiecken: HF klasse C

™ Caracterfsticas : AF clase C modulnmtin de 4nodo y de replla pantalla
15
Pdab (kW) dmian 34752
40 Y
30 -
Va=8kV AT T
191=-500V L
20 w’\l=840V =
W2=Vg3=800V o » N
| 52 » 3
10 >
J"
0’ - 5 ? A L4
19 fma Lant
lga+lg A
Va=8 kV
100 Ygi= =500V 5
Vgl =840V 2 Ia
Vg2=Vg3= 800V @)
750 1\ -3 =115 3
Y . = o
500 . e —7aad0 2
4 N ~ |1
250 7 - Bes !
V. YABRE —] __@I_
0z e ¢
0 500 4000 g2+ 3 (V) 1500

15/3-41 5621/6
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Characteristics : HF class C Sereen grid/ iPP grid modulation
Kennlinien : HF Klasse C Schi ggitt dulation

Fang
Caractéristiques : HF classe C Modulauon de grille écran et de gnlle d’arrét
Karakteristiecken: HF klasse C Sch

Caracterfsticas : AF clase C Modulacién de re]llla pantalla y de rejilla supresora

2 >1507
vaz(kw) B 34745
PR 12/15
20
Va=12kV 1]
Vgi=—500V =
15 m’;\’:w pd
10 e :
5 = -
s 0 o
Iant Ia
Ip2s A (A
I3 5
250 ver2kbov 125 25
IglmA) Vgl =660V 5 Sila
100 200 = 0 2
75 150 =y < 725 15
pd
50 100 seza C a° !
2 soFHALED 25 05
{
5
0 ] L 0 0
. 0 500 1000 1500192+Y53(V)
15/3-"41

5621/6
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Characteristics : HF class C Screen grid/suppressor grid modulation
Kennlinien : HF Klasse C Schirmgitter-Fanggittermodulation
Caractéristiques : HF classe C Modulation de grille écran et de grille d’arrét
Karakteristicken: HF klasse C Schermrooster-vangroostermodulatie
) Caracterfsticas : AF clase C Modulacién de rejilla pantalla v de rejilla supresora

Wa A>15m
Wo(kw) 34748
25 ™ } PA 12/15
[ |
20 i t
15 Vin=650V [T
g A 1
i |
10 | : & 11
5 o~
EEEEEEF, EEEEEE 74
aEE . D? EEENEE RN He
TgaHga T BEEKE lant Ia
) T @
H o Va0V - ant |
IglfmA) H-H-H Vgf= =500V A HH
T gta= 650V HHH A 5
100 200 - 7 10 2
ER ! P
~ ! 4
75 150 H
50 100 hie : 5 1
Sl et
O 25 50 - = ‘ ]‘_ En ! | ’:
0%;' - EW‘KL im\ﬂﬂ T “ 0
g9 50 o0 700273 U)
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PENTODE
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Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker

Empleo : Amplificador de A.F.

Cathode : Thoriated tungsten

Kathode : Thoriertes Wolfram

Cathode : Tungsténe thorié

Kathode : Gethoricerd wolfram

Cétodo : Tungsteno toriado
Vi . &R N v g A e N = 120 V
| ; Sempae e IR RS o TN e e e ~ 7,3 A
RS o ie: o € & e e e ’ Y 5 A
S d L SR e e B = max 500 V
L T T I R ey S e SRy S e = max 250 W
AT TR i S e S R SR e i = 300 W
R i e v = max 60 W

e SR e R e e ~ 6,2
1 e R i S S e e S e S ~ max 600 mA
S (Va = 2500 V, Vg2 = 400 V; Ja = 100—

U O P e R e e R GRS e e A 6 mA/V
| R S S SR e SR e ) ) ,2 pF
b 2D e e as S IR SN S SR P 20 pF
(A TRREEL C R R e ~ 23 pF

Va max
i MHz
Telegr. | Med. Va)

30 m 10 2500 V § 2000 V

15 m 20 2000 V ;1800 V

10 m 30 1800 V } 1500 V

5m 60 1500 V | 1200 V

max240
max2/!

15/1-"42 547171
K 833
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Characteristics  : -
Kennlinien : =
Caractéristiques : g Ia-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken :
Caracterfsticas
A4
B, ma
7a77500| 900
400
¥ /
b i
I
/
I
N/ |
; 300
Al
R i
I
I /
T 200
/
/
/
T
el 100 <’
0
( = -
/ T e
1 Eau> 25 0
V! (V) =150 =700 =50 0 -
3602
15/1-’42 5471/1




PHILIPS PB 2/500

PENTODE

. O S PHHIM%EWSEIGN

H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. clafe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
= AF. clase C telegrafia
—
A >30 >15 5 %) m
Va 2500 2000 1500 v
Vgl ~—150 ~-—150 ~—150 N
Vg2 400 400 450 b
Ia 340 400 750 mA
Igl ~ 20 ~ 2 ~ 30 mA
Ig2 ~ 150 ~ 150 ~ 260 mA
Vgl~ ~ 270 ~ 320 A 420%** v
Whi A 5,4 A~ 6,4 ~ 14 w
Wi 850 800 1125 W
Wa 250 250 500 w
Wg2 60 60 117 w
Wo 600 *) 550 *) 625 *) w
7 70,5 69 55 %
H.F- class B telephony
H.F- Klasse B Telephonie
H.F: classe B téléphonie
H.F- klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
2 >15 598} m
Va 2000 1500 v
Vgl ~ —50 ~ —50 v
Vg2 350 260 v
Ia 170 300 mA
Igl . ~ 61) ~ 1% mA
Ig2 ~ 12 A~ 55 mA
N Vgl~ ~ 60 - 65%%¥) X
Whe ~  071) ~ 21) w
Wi 340 450 w
Wa 250 350 w
Wg2 4,2 14 w
Wo 90'%) 100 *) w
” 26,5 22 %
*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
**#) one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula

*) vide pag. 0633/2 5471/2
15/1-°42 K 833



PB 2/500 PHILIPS

PENTODE
pumps%smssmu T—
H.F. class C dulation
H.F. Klasse C Fanggxttermodulatmn
H.F. classe C modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C vangroostermodulatie
AF. clase C modulacién de rejilla supresora
A >15 5+%) m ~
Va 2000 Zee 1500 v
Vgl A~—150 «ire ~—150 v
Vg2 300 &« 500 ¥
Vg3 —215 —dﬂ —260 v
Ia . 165 270 mA
Igl N 20~qy ~ 7 mA
Ig2 A~ 135:+53 A~ 240 mA
Ig3 0 0 mA
Vegl~ ~ 260 ae 190 %%¢) Y
Vg3~ A 300 4i8 ~ 260 v
Whi ~ 6,4 s 6 W
Wif 0 0 w
Wi 330 405 w
Wa 250 315 w
Wg2 40,5 | 120 w
~ Wo 80 *) §< 90 *) w
7 24 22 %
m 85 e 90 %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

A.F, clase C modulacién de dnodo

2 >30 >15 5 *¢) m
¥Ya 2000 1800 1200 v
Vgl ~—150 ~—150 ~—150 v
Vg2 300 300 400 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 215 215 570 mA
Igl ~ 85 ~ 35 ~ 50 mA
Ig2 ~ 150 ~ 150 ~ 300 mA  —
Vgl~ ~ 300 ~ 270 A 325%%*) mA
‘Whf ~ 105 ] 9,5 ~ 16 w
Wif ~ 230 ~ 19 ~ 345 w
Wi 430 388 685 w
Wa 130 118 335 w
Wg2 45 45 120 .4
Wo 300 *) 270 ¢) 350 %) w
7 70 69,5 51 oL -
*#) two valves » zwei Réhren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas A
#¢¢) one valve - eine Rohre - un tube « een buis - una vélvula

#) vide pag. 0633/2 5471/2
15/1-42



PHILIPS PB 2/500
PENTODE
- i puuws%&mssmn
HF class C de- and id dulation
HF Klasse C Anod und Schirmgi dulation
HF classe C modulation d’anode et de grille écran
HF klasse C anode- en schermroostermodulatie
»‘\ AF clase C modulacién de énodo y de rejilla pantalla
A >30 >15 § %) m
Va 2000 1800 1200 Y
Vgl ~—150 ~—150 ~—150 g
Vg2 300 300 400 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 235 235 570 mA z
Igl N 25 ~ 30 A~ 20 mA
Ig2 ~ 120 ~ 133 ~ 220 mA
Vgl~ ~ 300 ~ 270 N 325%%* i
Vg2~ ~ 300 ~ 300 ~ 400 v
Whi ~ %5 ~ 8,1 10 W
Wit ~ 253 ~ 235 ~ 390 w
Wi 470 423 685 w
Wa 145 133 335 w
Wg2 36 - 40 88 w
Wo 325 %) 290 *) 350 *) w
n 69 68,5 51 %
**) two valves - zwei Réhren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
**) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula
q

15/3 41

*) vide pag. 06332
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristieken: HF klasse B telefonie
Caracteristicas : AF clase B telefonia

:/lg(“’) i >30m
S RmE! Pg 2]500]
rlgl'— ?JE»’L
400~
BRI A ,%r/ wWg2W)
|
L Ka 30
A
/]
A
200 - e /g2 20
/ “ £
v 7
1 ® *
100 _- - 10
N ;
SE e 7 TrTg
Ta(mA)[” nt(A)
4mr- 1 5!1 nii 2 11
HIE I i g (an)
- 3 Ja g2
300, T A 15 75
P aP
,:’ . ’ = 1t 50 O
,A
4
100 & v 25
t/ et
o == o o
0 50 100 150 Wi (V) -
o853

15341 5471/3
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Characteristics : HF class grid 1
Kennlinien : HF Klasse C Fanggxttermodulnhon
Caractéristiques : HF classe C modulation de grille d’arrét
Karakteristicken: HF klasse C v-ngmont.ermoduhue

~ Caracterfsticas : AF clase C de rejilla sup
A >15 Wa
>1om Wa (w
Wwg2
P52 T T 1T T 11 1] 400
bl
a=2 »
/g2=300 V
Vg1 =150 e e300
Vghe= 260V 2 7
» B
L. 200
" 4, 3
/'
A - 100
P
" - EEE 0
g3 () 2 é
B
,gz(mA)l
\Iant(4)
Igtim4)
400 2 100
N A T
>
200 i 1 50
] _Z
A P~
P ~
A = ] ~ EEEERn==
- 0 = 9= 0
00 Vg3(v) -400 ~-200 [2]
38053
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Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.

Cathode : Thoriated tungsten
Kathode: Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode: Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado

)14 255 AT S AR PN . P S HL P 12,0 V
y ¢ AP DI SR B R A e m 8,5 A
Isat; P e e N o T ¥ TR 6 A
e SRl et S e e . = max. 600 V
WA i ety U e e e e e+ . = max, 450 W
o7 R e B St S P AR S R i ) SR S = 500 W
Wi L SRl TS L = 100 W
UEIRZ Ll sl e R e ~ 3,5
S (Vg2 = 500 V, Ia = 250 mA) . . . . . ~ 5,5 mA/V
Ik T BT R . .« = max. 700 mA
271 42 00 i SR B SRR RO S G Sl A 21 pF
o772 ARSI AL R RO TR Tl St SO ] 29 pF
Cagl vria e oy e e e ~ 0,05 pF
Va max
A MHz

Telegr. {Mod. Va

30 m 10 3000 V | 2500 V
15 m 20 2500 V | 2000 V
7,5m 40 2000 V | 1800 V
5§ m 60 1800 V | 1600 V

L it

max 246

4
q
q
q
9

25

1/10-'43 5491/1



PHILIPS
PENTODE

§ Ia-Va; Ig2-Va

Karakteristieken :

Caractéristiques :
Caracterfsticas

Characteristics

Kennlinien

PB 3/800

998 :
000S (NEA  000% oooe 000z 0004 0
209413 e =220
NOgI=F=+ e s e L S A 028 -
1 B A -~ .Hr. = - = V\AN |A09~
3 3 — Q\X
L] WEN
=5 J 5
L G E= S SEENOIN
X ENm Nz ocot
1 T B AN
BiEiE Mo [~ M N
10 ] BB
i Alxrxl b il - \\
I -1 N,
- 0# e | A
=5 e ANEEPe ah ~oooe
- - ] i
ACR T =TT | AT
P
— S0 NI, O
UL A A=mn 000e
e E|
1
008/c8d | | m.m.«

)

o

5401/1
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PENTODE
puuws%tmssm

Characteristics

Kennlinien 3
Caractéristiques : Igl-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas

350
2500
s6456

491[[

2000 Va(v)

1500

Tl
0
1000

\\
\

\
2>
10

0
10

g

15/9-°40 5491/2
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‘ PHILIPS
PB 3/800 PENTODE
PHIUPS%EMISSIBN

Characteristics @

Kennlinien %
Caractéristiques : Ia-Vgl; Igl-Vgl; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfstica
Igg (mA)
Pa%o0
la= 3000V
V330V
2000
/s/
D
S 1500
4.8y,
/
¥ B 4
/ £
/ /
/
f
i 1000
iy
/
/
197(’"A) / /
/ /
50 / 500
/ /
ARV, 1 !\)
A -
251 / L 7 )
/l Ar/ 5, vd "_, 1 &h
PARVARY 4 =g -
LA - l4+T 1+ I
R AL e L1

0 ] 0
-200 150 -m0 -50 0 50  100WiV)

15/9-240 5491/2



PHILIPS PB 3/800
PENTODE

HF class C telegraphy

HF Klasse C Telegraphie

HF classe C télégraphie Vg2 = Vg3

HF klasse C telegrafie

AF clace C telegrafia

A >30 >15 5¥8) m

Va 3000 2500 1800 ¥
Vgl ~—200 ~—200 ~—150 v
Vg2 ¢
MA € 0 | 300 2 300 v
Ia 550 550 985 mA
Igl ~ 40 ~ 30 ~ 50 mA
1 % ~ 100 % ~100 |~ 200 mA
Vgl~ ~ 370 ~ 360 A 420%%* v
‘Whi ~ 15 ~ 11 ~ 50 w
Wi 1650 1375 1775 w
Wa 450 425 800 w
Wg2 —_ —_ 60 w
Wo 1200 *) 950 *) 975 *) w
7 72,5 69 55 %

HF class C telegraphy

HF Klasse C Telegraphie

HF classe C télégraphie Vg3 = 0

HF klasse C telegrafie

AF clase C telegrafia

2 >30 =15 5 #+) m
Va 3000 2500 1800 v
Vgl ~—300 ~—300 ~—200 N
Vg2 500 500 500 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 465 470 945 mA
Igl ~ 20 ~ 2 ~ 20 mA
Ig2 ~ 200 ~ 200 ~ 320 mA
Vgl~ ~ 450 ~ 460 A 420%** ¥
Whi ~ 9 ~ 9,2 ~ 40 w
Wi 1400 1175 1700 w
Wa 450 450 800 W
Wg2 100 100 160 W
Wo 950 *) 725 %) 900 *) w
7 68 61,5 53 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
**%) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-'41

*) vide pag. 0633/2
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PB 3/800 PHILIPS

PENTODE
pumps%smssmu
HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonia
2 >30 >15 528) m
Va 3000 2500 1800 ¥
Vgl ~—120 ~—115 ~ —90 N
Vg2 500 500 420 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 215 230 350 mA
Igl ] 41) ~ 31) 01) mA
Ig2 ~ 30 ~ 30 ~ 50 mA
Vgl~ ~ 80 ~ 75 ~  100%** v
Whi ~ 0,1 | ~ 0,5Y) | ~ 51) w
Wi 640 580 620 w
Wa 450 450 495 W
Wg2 15 15 21 v
Wo 190 *) 130 %) 135 %) W
] 30 22 21 %
HF class C suppressor grid modulation
HF Klasse C Fanggittermodulation
HF classe C modulation de grille d’arrét
HF klasse C vangroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla supresora
2 >30 >15 >30 >15 i | m
Va 3000 2500 3000 2500 1800 v
Vgl ~—300 |~—300 |~—300 |~—300 | ~—150 v
Vg2 600 600 600 600 600 v
Vg3 190 -170 —210 —200 —210 N
Ia 190 165 175 175 295 mA
Igl ~ Sl S|~ S~ S 0 mA
Ig2 ~ 165 |a 165 |~ 165 |~ 165 | ~ 330 mA
Ig3 0 0 0 0 o mA
Vgl~ |~ 340 |~ 340 |~ 340 |~ 330 | ~ 180*** v
Vg3~ |x 1902~ 170~ 210%)i~ 200%) ~ 2103%) v
‘Whi ~ 1,7~ 1, ~ 1,1~ 1, ~ 10 w
Wi 0 0 0 0 0 w
Wi 570 415 525 425 530 w
Wa 370 265 360 325 450 W
Wg2 100 100 100 100 200 W
Wo 200*)  150*)}  165*)  100* 80*) | W
7 35 36 31 23, 15 %
m 80 80 100 100 90 %
e
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
##%) one valve - eine Réhre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-41 *) vide pag. 06332 5491/3
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PENTODE

o nmuns%zmssmu

H.F. class C anode modulation
] H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. clasce C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AN A.F. clase C modulacién de 4nodo
A >30 >15 &%) m
Va 2500 2000 1600 v
Vgl ~—300 ~—300 ~—250 v
Vg2 500 500 500 v
Vg3 0 0 0 84
Ia 225 , 245 680 mA
Isl ~ 15 ~ 15 ~ 10 mA
Ig2 ~ 200 ~ 200 ~ 300 mA
Vgl~ ~ 400 ~ 400 A 420%%* Y
Whi ~ 6 A 6 ~ 35 w
Wi ~ 285%) ~ 2451?) ~ 545?) w
Wi 565 490 1090 w
Wa 165 140 540 w
Wg2 100 100 150 w
Wo 400 *) 350 *) 550 *) w
7 71 71 50,5 %
H.F. class C anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C Anod und Schi itt dulation
H.F. classe C modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C modulacién de énodo y de rejilla pantalla
A >30 >15 5% m
Va 2500 2000 1600 v
Vgl ~—300 ~—300 ~—250 v
Vg2 500 500 600 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 325 315 680 mA
Igl ~ 7 ~ 7 ~ 5 mA
Ig2 ~ 135 ~ 135 A~ 230 mA
PN Vgl~ ~ 385 ~ 385 A~ 360%** v
Vg2~ ~ 500 ~ 500 ~ 600 v
‘Whf ] 2,7 ~ 2,7 S 28 w
WIf A~ 4401%) ~ 3502 ~ 6157%) w
Wi 815 630 1090 w
Wa 235 205 540 W
Wg2 67 67 138 w
Wo 580 *) 425 *) 550 *) w
7 71 67,5 50,5 %
AN
*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#3#) one valve - eine Rihre - un tube - een buis - una vélvula

15/1-"42 *) vide pag. 0633/2 5401/4
K 833
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Characteristics H.F. class B teiephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonia
A "4
Wa
%Z(M i>30m
F23/600
7 a=300( ! - £l
Vg2=500vV s
Vgi=-120V
Vg3= 0V 7
L - P, ~] 4
250 A HH
Z
1Ll D
et iz
0 e
[ 50, T 150, Vol
I & lant(4)
il Vo= 3000V AT H25
™ Vg2= 500V o
Vgt=-120V P
400 Vg3= 0V ~ el
i (Sl 5 i, o Py U
: = i A
».é i 5 0 T Y
300 D EmRm i s
PSR [
e T A
200 ! TEEH 2
Pt
A%
100 FEF- = 05 25
3P 4 ! = 7 0
0 ——
o 50 100 150 Vgt (V) ~
K 56436
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PHILIPS PB 3/800
PENTODE
P
PH!lIPH%EM!EBIHN
Characteristics : H.F. class B telephony
inien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
B Karakteristieken: H.F. klasse B tele?onie
f Caracterfsticas : A.F. clase B telefonfa
A:>15m
Wa
o ()
Wg2
'PB 3/800]
500 ® i /
4
400 4
P /
3004+ g Va=25007 1]
v V2500V T
Vgl=-115V ]
1o}
i Vg3= 0V
100 1
o= wn
¢ 5 100 50 w260
lant(4)
A
[gz‘mA) 25
400 paZa 2
™\ 1z
300 v 756 15
y 2=500V 1| lglimA)
) > Vgl=—115V ]
2 g g3=0V Bl
i 100 = )5 10
) e i =2 g o0
0 50 100 150 Vgin(v) 200
JEFT7
15/9-40 5491/5
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Characteristics : H.F. class C suppressor grid modulation
Kennlinien : H.F. Klasse C Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de rejilla supresora

A:>30m -
Za(tr/)
(P50 7 o
1 wa2
! Wo |-
Va=30 ] 500
Vg1 =-300V AAEEE
Vgtnv=335V . 7 11400
2 300
v : v m
D Snmna aaan A Wiz 100
Ia —'%a( Z 3 ; 206 ¢
Tg2mA) Jantl2)
Va= I—EQ, . 2’5
Vg2=600V
Vg1=-300V 7
" Vgin=335V, ol
300 — 15
L Bima) ~
BEREy oo 1220
1 - = EH05 10
= Iy -
ol I o 0
-400 Vg3(v) -300 -200 ~100 0
JS4IB
5491/5
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Characteristics H.F. class C grid dulati
Kennlinien : H.F. klasse C angglttermoduhnon
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille d’arrét
— Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Caracterfsticas A.F. clase C modulacién de rejilla supresora
A>5m Wwa
Wo (W)
wg2
| £2000, ] 500
! .
¥ 4
4
Va=250 # 400
Vg2= 600V
g1 = -300V
Vgl =335V 300
& 200
- 7
A A
= = Jogz100
T ERnEE
v |
2 00+ Vg3l | 4
o A lant(A)
m. [
= Va=2500 a a
Vg2=600V A lan
Vg?=-300V
300 Vgin = 335V A =15
N\ 5 ] Igt(mA)
] =g 1 t
200 N e anmmermzamm £ %0
= |
- = EEEmn=S
100 B z | 05 10
PaP=; EErE L
A | ‘ g L
I 0 I [ 0
=300 ~200 -0 vg3l¥) ©
6459
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PHI[IPS%EMIBSIUN ’
\ g

H.F. class C telegraphy (controlled, two valves)
H.F. Klasse C Telegnplne gesteuert, zwei Rohren
H.F. classe C télégra commandé, deux tubes
H.F. klasse C telegr; gestuurd, twee buizen)
AF. clase C telegraﬂa ‘mandado, dos vélvulas)
A< 10m
s 8 8 S
£ N Q Q
23 2 R =
I; [TT11 "E‘
h %§ > E = g
NG oS
i N
L lne
3388
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=~ ful 8 S
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PHILIPS PC 1/50

PENTODE

- pmups%wlssmu

Use : H.F. amplifier

Verwendung : Hochfreq verstiirker

Utilisation  : Amplificateur H.F.

Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker

e Empl :  Amplificador de A.F.

Cathode : Oxide coated, directly heated

Kathode : Oxyd, direkt geheizt

Cathode : Oxyde, & chauffage direct

Kathode : Oxyd, direct verhit

Cétodo : Oxido, caldeado directamente
NS e el A e e W .. 1% . o= 4,0 A
IS 3w e e w5 e lels ek e le el e e AR 2,0 A
I8oisie o v & 05 & 0.6 w8 el s wLE @ ~ 0,80 A
NED ST 505 5 e i o ea e U 00 e e ST 2o 00 0 1V
U e o ot L
WBL vl o 00 ¢ 00w & 0 et e (BT e e R 45 W
WgRiisua i & s w S 5 F e e SRR R W e g
wglg2 o . . . i T o 3
S(Va=1000V,Vg2 =250 V,Ia = 40mA). =~ 1,5 mA/V
| | SR RSl AP e TR S B ST e R
Lo R i L PR~ SRS I e e 19 pF
Gl siielaim o 5o wignirs: i e o 6 e RS 14 pF
Cagl okt e S TR somi i 6w .. m 0,04 pF

2 MHz | Vamax

15 m 20 1000 V

g3
g7
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‘K 833



PC1/50

PHILIPS
PENTODE

PHI[IPS%EMISEIUN v

Characteristics : |

inien 3
Caractéristiques : Ia-Va; Igl-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas . £
\
& :
S
S =
YN }
243
1
a 8
- ——‘——":S 3 |
: S
o = )
) ») 5 C3
A
- g
i i
e gj'_n__
; 8
\ i 1] 1 1 A
1 1]
A 1 51
\ ¢ H
{ I i
X ,g#\ | 18- R ‘
\
) 5 )
\ § |
\ 3
\ |
N L}
N A
b 5
—_ — 2 b ;
E e -
8 - o -
-~ O QQ
MR B8 R 8 -

15/1-'42

5371/1 1‘



PHILIPS PC1/50
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Characteristies  :
Kennlinien 2
Caractéristiques : Ig2-Va

Karakteristieken :
MM Caracteristicas  :

35789

2500 Va (V]

2000

2
1500

I
P :
I
/i
/ 1%
A Vi / J
~ ’?E\ ] o et —q -7 L o
= === = )
N 8 8 8 9
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PENTODE
pumps%smssmu

Characteristics  :
Kennlinien s
Caractéristiques : s Ia-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken :
Caracterfsticas  :
T2y (mA)
[Pa7 120
J e
Va=l1000v |- /
|| VasloV —_{A_ I
i 100
[ I J
i ] i
| I 14 i H
f )
! I 80
I 70
Il
4
i H
60
i
I / 50
I
I / #
I Y
i } 30
Ji
/ AL B X
i ! 20
/ 1'
imy Ex
ri 2 10
V. ¢
¢
Sl 0
=200 -175 -150 25 -100 -75 -5 -35 o

m 1 (V) 35187
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PHILIPS PC 1/50
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H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl>0
H.F. klasse C, telegrafie
AF. clase C, telegraffa
A—_—
2 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm
Va 1000 800 600 v
Vgl ~— 120 |~ —120 |~ —120 v
Vg2 250 250 250 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 80 80 80 mA
Igl ~ 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 mA
Ig2 ~ 28 |~ 28 |~ 28 mA
Vgl~ &~ 170 |& 170 |~ 170 v
Whf |~ 0,4 |~ 0,4 |~ 04 W
Wi 80 64 48 w
Wa 30 24 18 w
Wg2 7,0 7,0 70| W
Wo 50*) 40%) 30%)| W
3 62,5 62,5 6251 %
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl =0
H.F, klasse C, telegrafie
A.F. clase C, telegrafia
2 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm
Va 1000 800 600 5
Vgl - 120 |~ —120 |x—120 v
Vg2 300 300 300 v
Vg3 0 0 0 v
- Ia 60 60 60 v
Igl 0 0 0 mA
Ig2 ~ 20 |~ 20 |~ 20 mA
Vgl~ & 120 |~ 120 |~ 120 Y
Whi 0 0 0 w
Wi 60 48 36 W
Wa 20 18 14 w
o Wg2 6,0 6,0 60 W
Wo 40%) 30*) 2% W
7 67 62,5 61| %

1/340 *) vide pag. 0633/2 5371/3



PC 1/50 PHILIPS
PENTODE
H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. clase B, telefonfa
P dam 15 dam 15
hm hm
Va 1000 800 v
Vgl ~— 65 ~— 65 v
Vg2 300 300 v
Vg3 0 0 v
Ia 50 46 mA
Igl 0 0 mA
Ig2 ~ 11 2 10 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 48 ~ 37 v
Whe a 01| ~ 0,1! w
Wi 50 37 w
Wa 36 28 w
Wg2 33 3,0 W
Wo 14%) 9,0+ w
7 28 24,5 %
H.F. class C, anode- and screen grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- und Schirmgi dualti
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo y de rejilla panta.la
dam 15
4 hm
Va 1000 \4
Vgl A~ — 130 v
Vg2 250 v
Vg3 0
Ia 60 mA
Igl 0 mA
Ig2 R 27 mA
Ig3 0 mA
Vgl~ ~ 170 v
Vg2~ ~ 2509 M
Whe N 0,5 W
WIf A 34 w
Wi 60 w
Wa 25 w
Wg2 6,8 w
Wo 35%) w
” 58 %
1/3-40 *) vide pag. 0633/2 $371/3
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PC1/50

H.F. class C, suppressor grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
i dam 15 dam 15
hm hm
Va 1000 800 v
Vgl ~— 85 ~— 85 v
Vg2 200 200 v
Vg3 — 110 — 95 Vv
Ia 41 40 mA
Igl A 7,5 e 7,0 mA
Ig2 ] 39 ~ 37 mA
Ig3 ) 01) mA
Vgl~ ~ 150 ~ 150 v
Vg3~ ~  1102) A 95%) v
Whi Ry 31 A 1,0 w
Wif 0%) 0%) w
Wi 41 32 w
Wa 29 21 W
Wg2 7,8 7,4 W
Wo 12%) 11%) w
M 29 34,5 %
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
AF, clase C, modulacién de énodo
A dam 15 dam 15
bhm hm
Va 1000 800 v
Vgl ~ — 120 A — 100. v
Vg2 200 200 v
Vg3 0 0 v
Ia 38 45 mA
Igl ~ 6,5 7 5,5 mA
g2 ~ 38 ~ 34 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ 180 180 v
‘Whi ~ 1,2 ~ 1,0 w
wif 192%) 18?) w
Wi 38 36 w
Wa 11 15 w
Wg2 7,6 6,8 w
Wo 27%) 21%) w
7 71 58,5 %

1/3-40

*) vide pag. 0633/2
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Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B, telefonia

Wa dam 15
Wo W L3
o2 ™ smez | Fo
SO EH ! =
T ' 124
. = ; A ]
501 5_;2 ,’533.}' A We {50
T g3 =0
M Vgt =—65v ;
40 =T Twa %
4
1 Y
30 = A 30
20 20
10 3 wg2 T
|
o T
0 mmm)
2 5 50 75T Vgl 0D
] 11
Iant
1] H (mA)
T va =1000V I ant
1] Y92 = 300V K11
00 HH V3= 10 U400
—H Vgl =-65V Ta
L
75 300
50 200
ot Ig2 N
25 S amnaLe
v 1
yiim
0 ZH,
0 25 50 75 vgm(v) 100
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PHILIPS PC1/50
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Characteristics : H.F. B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
-~ Karaktensticken: H.F. klasse B, telefonie
Caracterfsticas : A.F, B, telefonfa
Wa %
Wo (W) 3 dam 15
wg2
T /50
40 Va =800V
Vg! « =65V
Vg2 = 300V
3 = OV |
30 ” = =
gt
1 p.d
20
10
=K
= ﬁ’
== -
Ia 2,5 2 ”4"(".( .)
Ig!(mA ! -1 ant (mA)
Ig2 ‘ H
a0 Va =800V =/ ant | 400
Vgl =-65V =N
Vg2 = 300V ]
PN & Vg3 = OV 200
40 - S 200
= 7
PN 20 5 — 100
1 11 A 0
[1]Z AN g1 1p
0 25 75 Vgin (V)
30442
1/3-'40 5371/5
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Characteristics : H.F. class C, suppressor grid modulation
Kennlinine : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C, dulacién de rejilla sup a

Wa

wo (W) i dam 15 25147
%> hm
wy2
607 ,
H
SOF Ve 10007
Vgi=-85Y prys
4 Vgh=150V |
Vg2=200V t
w 1
i Wa ]
] 7
t
1
f i
0 HHH
-200 =750 100 =50 11+ Vg3(V,
la HH
Ig!(m4) Va=1000V
g2 Vgl=-85V BEA
Vgh=150V
Vg2=200V
60| [ant(mA)
< 1
t 500
|
1
4 Iant]400
1
T
5 1300
V. 1
20| Ig277200
)
1
10 : 100
s ' T T g1 T
0 I } } } l} } 1T { ]
-250 -200 ~150 ~100 -50 Vg3lv) 0
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PC 1,5/100

Use : FLF. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze : Hoogfrequentversterker
Empleo : Amplificador de A.F.
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
N TN TR e e = 10,0 V
| 7SR e R 0 . . RS 20 A
B 77 T S Sy S S e s S R 2,0 A
4 7 SRR e Pk SRR T BT = max. 1500 V
WES: % i vl s B RO s T T L = max. 500 V
Wa . L a2 SIS GG S SR = max. 85 W
b0 iRy K R R e e LV = 100 W
Wg2 S A P SRR Kol B = max. 25 W
BRARD v to-d o A e e e A 2,7
S (Va = 1500V, Vg2 = 400 V,Ia = 60 mA) = 1,7 mA/V
} 1S IRE e S SRR S S e B SRUSE S e S == max. 200
Caf . D e R e S ~ 19 pF
(1 - TR RS e S SRS R S S S i ~ 26 pF
(732 R g R SRR K SR S AT o N ~ 0,03 pF
i MHz | Vamax
15 m 20 1500 V
max66
]
o, =)
@
g N
42046
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Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : Ia-Va, Ig2-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas :
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PHILIPS PC 1,5/100
PENTODE i
PHllIPS%EMISSIM
Characteristics :
Kennlinien 2
Caractéristiques : > Ia-Vgl
Karakteristieken :
Caracteristicas :
Ta(mA) EOIB708]
700, 0
Ii
600 RTINS
7 j
500 o
ymmm
s 1A
400 f
/
i
rEmay
300,
Vi /i
yEmar
I
200 f
/
100 a
5001
: e
0 E i
=300 -200 =100 0 100 Vg1(v) 200
440490
1/10-43 5401/2



PC 1,5/100 PRELNES

PENTODE

pumps%wssmn

H.F. class C telegraphy

H.F. Klasse C Telegraphie

H.F. classe C télégraphie

H.F. klasse C telegrafie

AF. clase C telegraffa

A >15 >15 >15 >15 m

Va 1500 1250 1000 750 v
Vgl ~—200 |~—200 |~—200 |~ —200 Y
Vg2 300 300 300 300 ¥
Vg3 0 0 0 0 v
Ia 130 135 140 130 mA
Igl ~ 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 |~ 2,0 mA
Ig2 ~ 55 |~ 55 |~ 55 |~ 55 mA
Vgp ~ 300 |~ 300 |~ 300 {~ 300 v
Whi |~ 0,6 |~ 0,6 |~ 0,6 |~ 0,6 w
Wi 195 169 140 98 w
Wa 55 54 55 43 w
Wg2 1 17 17 17 W
Wo 140*) 115%) 85%) 55*) w
7 72 68 60 56 %

H.F. class C telegraphy

H.F. Klasse C Telegraphie

H.F. classe C télégraphie

H.F. klasse C telegrafie

A.F. clase C telegrafia

i >15 >15 >15 >15 m
Va 1500 1250 1000 750 v
Vgl ~ — 200 |a —200 |~—200 |~—200 v
Vg2 450 450 450 450 v
Vg3 0 0 0 0 v
Ia 120 120 115 110 mA
Igl 0 0 0 mA
Ig2 ~ 50 |~ 50 |~ 50 |~ 50 mA
Vgp |~ 200 |~ 200 |~ 200 |~ 200 v
0 0

Wi 180 150 115 83 w
Wa 60 50 45 38 w
Wg2 23 23 23 23 w
Wo 120*)) 100*) 70°%)| 45*) w
” 7 67 61 54 %

1/10-'43 *) vide pag. 0633/2 5401/2
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PC 1,5/100

H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telephonie
AF. clase B telefonia
A > 15 m
Va 1500 b
Vgl ~ — 100 Y
Vg2 300 i o
Vg3 0 v
Ia 78 mA
Igl A 5,01) mA
Ig2 ~ 22 mA
Ig3 0 mA
Velp ~ 80 v
Whf ~ 0,81) W
Wi 117 W
Wa 83 w
Wg2 6,6 w
Wo 34%) WV ~
7 29 %
H.F. class C screen grid modulation
H.F. Klasse C Schirmgittermodulation
H.F. classe C modulation de grille écran
H.F, klasse C schermroostermodulatie
A.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
A > 15 m
Va 1500 v
Vgl ~— 200 v
Vg2 250 v
Vg3 0 v
Ia 78 mA
Igl A 0,5 ma
g2 1 mA
1g3 0 mA
Vglp ~ 430 v
Vg2p ~  250%) v
Whi ~ 0,1 w
Wmod A 3,02) W
Wi 117 w
Wa 85 W
Wg2 5,3 W
Wo 32*) w
Ul 27,5 %

1/10-43

*) vide pag. 0633/2

5401/3



PC 1,5/100 PHILIPS

PENTODE
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H.F. class C suppressor grid modulation
H.F. Klasse C Fanggittermodulation

H.F. classe C modulation de grille d'arrét
H.F. klasse C vangroostermodulatie

AF. clase C modulacién de rejilla captadora

i > 15 m
Va 1500 v
Vgl ~— 150 v
Vg2 250 v
Vg3 — 200 v
Ia 65 mA
Igl ~ 10 mA
Ig2 ~ 80 mA

3 ~ 0 mA

glp ~ 240 ¥
Vg3p ~ 200%) v
‘Whi ~ 24 w
Wmod ~ 0 W
Wi 98 w
Wa 68 w
Wg2 20 W
Wo 30%) w
7 30 %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

AF. clase C modulacién de énodo

i > 15 m
Va 1500 5
Vgl a~ — 200 v
Vg2 ~ 280 v
Vg3 0 4
Ia 76 mA
Igl N 6,0 mA
Ig2 ~ 67 mA
Ig3 0 mA
Vglp ~ 275 v

~ 1,65 w
‘Wmod ~ 572) W

i 114 w
Wa 41 W
Wg2 19 w
Wo 73%) w
7 64 %

1/10-43 *) vide pag. 0633/2 5401/3
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Characteristics : H.F. Class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. Classe B, téléphonie
A Karakteristicken: H.F. Klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. Clase B, telefonia

i dam 15
Wo () B o
12 i rabv PCis/oo ]
& 1 Va <1500V ; y
100 [ Vgo= 300V T wa
L Vg3 OV | =
T Vgr=—100Y d
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! ;
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50 t
17
A
. prasn o2
5 = EREh: Var(V)
0 50 100 | 150 - 200 )
n Tant
Im[mﬁy‘ ] 600
Y Ig2 H /
L Va =1500v C
1255 Voo 300y 1 v 500
- Vg. ov 1 /I
=~100V }
100 SR, 200
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P4
-
75 300
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i
50 P / I 200
/|
N 25 =] foo
7 - & g 1
0 & i Hianm ]
0 50 100 150 200
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PC 1,5/100 PHILIPS

PENTODE

PHIHPB%EMISSIUN ‘v

. Class C, supp grid modulati

Characteristics :

H.F.
Kennlinien H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. Classe C, modulation de grille d’arré
Karakteristieken: H.F. Klasse C, vangroostermodulation
Caracterfsticas : H.F. Clase C, modulacién de rejilla captadora. h
. dam 15
W gy) Ay 1 9
Wo
e TR
BB
Wo 1
150 7 1.
Va =1500V
125 Vg2 = 250V 125
Vgi =~145V
100 No= Y 100
us = e
75 P75
50 A (et 50
25 25
0 NECamus Vg3(v) 1 0
r—~400 o~ —200 -100 0T
= !
Lo7imA)
gz , HH ant(mA)
104 Va 1500V %00
Vg2= 250V
125] Vg1 ==145V 500
 Vghe 265V lant 1
= -~ T v f —
100 i 7 i 400
7 s :-Jg? W/
75| 300
50 A 200
25| 100
Ig1 \/
0 5 i Va3 o
400 300 200 100 a . 25805
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PHILIPS PC 03/3A
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Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstiirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
A Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
Empleo : Amplificador de A.F.

Cathode : Oxide-coated, directly heated

Kathode : Oxydkathode, direkt geheizt

Cathode : Cathode & oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxydkathode, direct verhit

Cétodo : Cétodo de 6xido, caldeado directamente

20 V

0,24 A

0,10 A

max. 300 v
max. 300 V
max. 3,0 W
w

W

max. 1,5

14 mAJvV
max. 25 mA
LR
8,5 pF
0,2 pF

~
~
=
=
=
~ 3,3
~
~
~
~

g3
q! g

g2
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Characteristics
Kennlinien
isti Ta-Va; Ig2-Va
Karakteristieken
Caracterfsticas :
\\/
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Characteristics
Kennlinien :
Caractéristiques : Ta-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl
P Karakteristieken : %
Caracterfsticas  :
Iz (mA) 34760
15077
J
J
J
]
/!
125 v
'} N
G-
)
100
/.
J
/
75 /
7/ 2
mA)
50 Vi 20
A s
: 15
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25 7 Yid 0 L
- v, 7 - =1 5 25
U e e oo o |
i)
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PC03/3A RIS

PENTODE

PHIHPS%EMISSIUN 1

H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl > 0
H.F. klasse C, telegrafie
AF. clase C, telegraffa
i dnll:n 15 da;l;n 15 Sm**)
Va 300 250 300 \4
Vgl ~— 80 ~— 80 ~— 130 v
Vg2 125 125 60 A\
Vg3 0 0 0 v
Ia 16,5 16 40 mA
Igl ~ 0,4 Y3 045 | ~ 2,0 mA
Ig2 A~ 6,5 R 8,0 ~ -6,0 mA
Vgl~ ~ 100 ~ 100 A 170%**) v
Whf ~ 0,04 | ~ 0,04 | ~ 1,5¢4) w
Wi 5,0 | 4,0 12 w
Wa - 2,0 1,7 6,0 w
Wg2 0,8 1,0 0,4 w
Wo 3,0%) 2,3*)| 6,0* w
7 60 57,5 S0 %
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl = 0
H.F. klasse C, telegrafie
A.F. clase C, telegrafia
2 dam 15 | dam 15 | dam 15 | dam 15
hm hm hm hm
Va 300 | 250 300 250 v
! Vgl ~ — 120 |~ —120 - |~ — S50 |~ — 50 b4
% Vg2 300 250 - -125 125 v
4 vgs 0 0 0 0 v
Ia 19 18 13 12 | mA
Igl 0 0 0 0| mA
Ig2 A 5,0|a 6,0 |~ 3,5 |~ 3,5] mA
Vgl~ |~ 75 |~ 100 |~ 50 |~ 50 v
Whf 0 0 0 0 w
Wi 5,7 4,5 3,9 30| W
Wa 2,7 2,0 1,9 1,50 W
Wg2 15 1,5 0,44 044 W
Wo 3,0* 2,5%)] 2,0* 15%) W
7 52,5 55,5 51 50 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vélvulas
“*%) one valve - eine Rhre - un tube - één buis - una vélvula

1/3-"40 *) vide pag. 0633/2 5251/2



PHILIPS PC 03/3A

PENTODE

o~ PHIHPS%EMISSWN

H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H
H

.F. classe B téléphonie
.F. klasse B telefonie

v, A.F, clase B telefonfa

A >15 m
Va 300 v
Vgl ~ —35 v
Vg2 125 v
Vg3 0 v
Ia 12,5 mA
Igl ~ 0,2 mA
Ig2 ~ 0,4 mA
Vgl~ ~ 20 v
‘Whf ~ <01 W
Wi 3,8 w
Wa 2,8 w
Wg2 0,1 W
Wo 1,0 *) w
7 A %

H.F. class C screen grid modulation

H.F. Klasse C Schirmgittermodulation

H.F. classe C modulation de grille écran
H.F. klasse C schermroostermodulatie

AF. clase C modulacién de rejilla pantalla

A >15 m
Va 300 v
Vgl ~— 80 v
Vg2 125 v
Vg3 0 v
Ia 16,5 mA
Igl ~ 0,1 mA
A Ig2 ~ 1,5 mA
Vgl ~ 9 v
Vg2~ ~ 1252) v
Whi ~< 01 W
Wi ~ 2,02) W
Wi 5,0 w
Wa 3,0 w
Wg2 0,2 w
Wo 2,0%) w
— - 40 9
15/9-"40 5251/3

*) vide pag. 06332



PC 03/3A

**
8

}

PHI[IPS%EMISSIHN

.F. class C suppressor grid modulation
.F. Klasse C Fanggitter-modulation

.F. klasse C vangroostermodulatie
. clase C modulacién de rejilla supresora

H.F.

H.F.

H.F. classe C modulation de grille d’arrét
H.F.

AF

n

>15 5%e) m
Va 300 300 v
Vgl ~— 80 ~—85 v
Vg2 125 100 v
Vg3 — 50 — 50 v
Ia 9,5 26 mA
Igl 7 0,8 |~ 0,4 mA
Ig2 ~ 12 ~ 16 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 100 ~ 100***) v
Vg3~ ~ 50 |~ 45 v
‘Whi < 01 |=x~ 0,5¢) w
Wif 0 0 W
Wi 2,9 7,8 w
Wa 2,0 5,9 w
Wg2 15 1,6 w
Wo 0,9*) 1,9%) w
” 31 24 %
m 5 9

two valves - zwei Réhren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas

one valve - eine Réhre - un tube - één buis - una vél

H.F. class C anode modulation

H.F. Klasse C Anodenmodulation

H.F. classe C modulation d’anode

H.F. klasse C anodemodulatie

AF, clase C modulacién de énodo

A >15 m
Va 300 v
Vgl ~— 80 v
Vg2 125 v
Vg3 0 v
Ia 12 mA
Igl A~ 1,0 mA
Ig2 ~ 10 mA
Vgl~ ~ 115 v
‘Whi ~ 0,1 w
Wif N 1,8%) w
Wi 3,6 w
Wa 1,6 w
Wg2 1,3 w
Wo 2,0*) w
7 56 %

PHILIPS
PENTODE

15/9-"40

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS PC 03/3A

PENTODE
-~ puuws%&mssmu
H.F. class C anode- and screen grid modulntlon
H.F. Klasse C Anod und S
H.F. classe C modulation d'nnode et de gnlle éeran
H.F. Klasse C de- en sch
;—\ AF. clase C modulacién de tnodo y de rejilla pantalll
i >15 >15 >15 m
Va 300 300 250 v
Vgl A~ — 80 ~ — 120 ~—120 v
Vg2 125 300 250 Y
Vg3 0 0 0 Vi
Ia 15 15 14 mA
Igl ~ 0,7 0 0 mA
Ig2 m 8,0 | ~ 30 |~ 4,0 mA
Vgl~ |~ 110 ~ 70 ~ 90 W
Vg2~ |~ 125 ~ 300 ~ 250 v
‘Whi ~ 0,1 0 0 w
Wif A 28 |~ 2,7 |~ 2,3 w
Wi 4,5 4,5 3,5 w
Wa 1,5 2,1 1,5 w
Wg2 1,0 0,9 1,0 w
Wo 3,0%) 2,4%) 2,0%) w
Pl 67 53,5 57 %
™
™\
15/9-'40 5251/4

*) vide pag. 0633/2



PCO3/3A PHILIPS

PENTODE

PHHIPS%EMISSIUN €
A

Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas : H.F. clase B telefonfa

A:>15m g
Wa
wo (w)
wg2
4 T R a5
. - a=300V |1}
— / Vg1=-35V 117
== g2=125v [
2 , Ves-0v FHH
/
1
O— =—amuE
"I 20 l'} Faal
” ]!
a
;qlﬁnA) Tant(m4)
g2
,f
20 ~ 100
15 / Va= —HH7s
2 V1= =35V 1
L Vg2=125v T[]
10 pav. Vg3=0V ‘”—‘50 o
== y
5] . Pl
7
A H
D Pt i — {t —-Igl 0
(4] 20 40 60 A
gin (V)
Z6440

15/9-40 5251/4



PHILIPS
PENTODE

P

PC 03/3A

PHIlIFS%EMISSIUH

Characteristics : H.F. class C screen grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation de grille écran
Karakteristieken: H.F, klasse C schermroostermodulatie
P Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de rejilla pantalla
Wa -
wo (W) 2: >15m Hegar
Wg2 E
FW s r TTT)
aeE :
6 T
Va=300V :
Vahh=90V
Vgl =-80V 7
Vg3=0Vv ] -
4 ! 2 ot
! A
BERn S asenE
LA
2 " wgz]
}
I
I
0 =
50 100 150 200 vg2(V)
o™ fantimi)
60 150
Va=300V lant ]
Vgh=90V
Vgl =~80V ui
Vg3 =0V ¥
A\ 40 | ” 100
i la =
+
|
20| s T 150
i g2
VN t
H 1
0 & 0
0 50 100 150 200 Vg2(v) 250
15/9-40 5251/5



PC 03/3A PHILIPS

PENTODE
pmuns%&mssmu
A
Characteristics : H.F. class C supp gri dulati
Kennlinien : H.F. Klasse C Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F, classe C modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C modulacién de rejilla supresora
' &i‘w i:>15m 25506
wg.
4 T
J Wo
v,
3 f
- va=300v !
||| Vgth=100V i y,
] vt =-80V || Wa
211 vg2ar25v L R =
— * 4
=Supd
r E S/ & Wg2 |
1 7 &
v 1
A H
7 I
0 =
=150 ~100 -50 Vg3(v) |
’ timA)
=
Igl(m4) 125
1 Va=300V
1] o0y
E %’:-sov fant
20 Vg2=125V 4 1100
I /!
1 /
] '/ »
15 = H A A7
LT 1A A
~ A
A ¢
10} 7 ; 50
AA H
5 ) 25
|
{ [ L g
0 bl 1 1 4]
=150 -100 =50 g3(v) o
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PHILIPS PC03/3B

 PENTODE

wh—~
PHIHPS%EMISE!HN

All data of the pentode PC 03/3B are the same as those of type PC 03/3A,
except that: Vf =40V
i If =013 A

Alle Daten der Penthode PC 03/3B sind die selben wie die der Penthode
PC 03/3A, mit ausnahme von: Vf =40V

If =013 A
£, Toutes les données de la penthode PC 03/3B sont les mémes que celles
du type PC 03/3A sauf: VE =40V
If =013 A

Alle gegevens van de penthode PC 03/3B zijn dezelfde als die van de
penthode PC 03/3A, met uitzondering van:

Nf =40V

If =10,13 A

Todos los datos del pentodo PC 03/3B son iguales a los del tipo PC 03/3A,
con excepcion de: VE =40V
.= 06134

15/3-"39 5251/1B






PHILIPS PC 05/15

PENTODE

; PHIlIFS%EMISSH}N

Use : H.F. amplifier

Ver d :  Hochfr stiirker

Utilisation  : Amphﬁcateur H.F.
o Gebruikswijze: H.F. versterker

Empleo :  Amplificador de A.F.

Cathode : Oxide-coated, directly heated

Kathode : Oxydkathode, direkt geheizt

Cathode : Cathode & oxyde a chauffage direct
Kathode : Oxydkathode, direct verhit

Cétodo : Cétodo de 6xido, caldeado directamente

4 AR s e R AR O s e S RO o e 40 V
Mt tsie e s it s et i 1,1 A
TERE . R SRS s e e AN 0,40 A
Va . . R P = max. 500 v
¢« e e et S R = max. 300 ¥
Wkoo oo d s S T T ST S .+ = max. 15 W
WaE e et - e e g g e = 20 W
Wg2. AT S A e e T e et = max. 5 W
.............. ~ 3,5
S (Va 500V ng =150V, Ia = 40 mA) A 1,25 mA/V
T At e e e g = max. 85 mA
Cnf....... ...... e 10 pF
(73 S A S R S 11,5 pF
T i S S e N L i e s B ~ 0,2 pF

o~
a
f f Ha
oY
Ptamal o @
-
™ a2

1/10-43 5251/1




PC 05/15 PHILIPS

PENTODE
pnmps%msssmu

Characteristics
Kennlinien t e
Caractéristiques : » Ia-Va
Karakteristieken : S
Caracteristicas

Ta(mA ! 27001
: i
Vg2 300V
Vg3= 0V
500 =
'400) .
vgi= 60V
7 N
4
£
LA 10V
4 —-——
200 = =
] —
4 -15V]
100
-40
1]
/ —— — I ;
d -65
)
a (]
o 250 500 750 Va(W)e 1000

1/10-'43 ; 5321/1



PHILIPS PC 05/15

PENTODE

Y
PHI[IPS%EHISSIDN

Characteristics :
Kennlinien s
Caractéristiques : Ig2-Va
PN Karakteristieken:
Caracterfsticas :

Ig2(mA
PC 15
225
Vg2 = 300V
Vg3 =0V
200
175,
1
\
\
150
\
125| \
\ \
100y
\ N
— iy &
{ 750y LY
.
N ‘\‘
50 A a T
\ N ~
SVg?=45V_|
bt
g 1]
PN 25 ~ = 22,5V
e
0 675V T — —45V]
0 100 200 300 400 500 600 Va(V)

15/2-40 5321/2



PC05/1

)

PHILIPS
PENTODE

PHHIPS%EM!SS!UN A

Characteristics :

Kennlinien :
Caractéristiques : > la-Vgl; Igl-Vgl; Ig2-Vgl
Karakteristieken:
Caracteristicas : S
A
1 (4
-’0?775 4 T o T 300
! BmE N S8
H EmE HH
i
; Va:m ; J‘
P 3= 00 e
7 ! I 250
i 1 i
l J / J
] 200
J
I
= /
/ 150
o /
I 1
H S &q),* (é
‘V” f\,' W’ 100
4 ,
b g
50
[ | Ip1
/ g ‘@wf v =200V 11
AT =1§2=250/ 7 I
71 12=200V "'1 T b
7 7 = F 1]
25 =100 -75 50 25 0 25 = 50I : 750
‘@,(V) . 32888

15/2-°40
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PHILIPS

PC 05/15

H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Igl >0 &Igl =0
H.F. klasse C, telegrafie
L AF, clase C, telegraffa
dam 15 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm hm
500 400 500 400 | V
~—150 jA~—150 j~—120 |&~—120 | V
300 300 300 300 |V
0 0 0 01V
65 55 35 35 | mA
~ 2,0 ~ 2,0 ~ 0 |~ 0 mA
~ 17 |~ 17 |~ 10 |~ 10 | mA
~ 210 |~ 200 {~ 120 |~ 120 |V
% 0,4 ~ 0,4 ~ 0 |~ 0 w
82,5 22 17,5 4 | W
12,5 7,0 7,5 6,01 W
5,0 5,0 3,0 3,0 W
20* 15¢) 10%) 8,0*)} W
61,5 68 57 57 1%

H.F. class B, telephony

H.F. Klasse B, Telephonie

H.F. classe B, téléphonie

H.F. klasse B, telefonie

A.F. clase B, telefonfa

dam 15
A hm

Va 500 4
Vgl ~— 110 v
Vg2 300 v
Vg3 0 v
Ia 30 mA
Igl ~ 1,01) mA
Ig2 ~ 15 mA
Vgl~ 5 v
‘Whi 0,151) w
Wi 15 w
Wa 11 w
Wg2 0,5 W
Wo 4,0%) W
7 27 %

15/2-740

*) vide pag. 0633/2
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PC 05/15 PHILIPS

PENTODE
pumns%emssmn -
H.F. class C, screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille écran
H.F. klasse C, schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulacién de rejilla pantalla
dam 15 -
) o
Va 500 v
Vgl ~—150 v
Vg2 225 v
Vg3 0 v
Ia 40 mA
Igl ~ 0,3 mA
Ig2 ~ 1,5 mA
Vgl~ ~ 175 v
Vg2~ ~ 2257 v
Whi ~< 01 W
Wi ~ 5.0%) w
Wi 2 w
Wa 14 w
Wg2 0,3 w
Wo 6,0*) W
30 %
H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
dam 15
A hm
Va 500 b
Vgl A~ — 150 v
Vg2 250 v
Vg3 — 110 v
Ia 24 mA
Igl ~ 2,0 mA
Ig2 A 20 mA
Ig3 N 0 mA -
Vgl~ ~ 190 ¥
Vg3~ ~ 110%) ¥
‘Whi ~ 0,4 w
Wif ~ 0 w
Wi 12 w
Wa 9,0 w
Wg2 5,0 w
Wo 3,0*%) w W
i 25 - %

15/2-740 *) vide pag. 0633/2 5321/3
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PHILIPS

PC 05/15

PENTODE
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
AF. clase C, modulacién de &nodo
2 dam 15
hm
Va 500 Y
Vgl ~ — 150 i
Vg2 200 v
Vg3 0 v
Ia 32 mA
Igl ~ 2.5~ mA
Ig2 ~ 25 mA
Vgl~ A~ 220 v
Whi ~ 0,6 w
Wif A 8,02) w
Wi 16 w
Wa 6,5 w
Wg2 5,0 W
Wo 9,5%) w
7 59,5 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Kiasse C, Anode- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de 4nodo y de rejilla pantalla
dam 15
A hm
Va 500 v
Vgl ~ — 150 v
Vg2 300 V.
Vg3 0 v
Ia 51 mA
Igl e 0,6 mA
Ig2 A 11 mA
Vgl ~ 180 v
Vg2~ ~ 3002 v
Whi ~~ 0,1 w
Wi ~ 14,52) w
Wi 25,5 W
Wa 9,5 W
Wg2 3,3 W
Wo 16*) W
il 62,5 o5
15/2-°40 *) vide pag. 0633/2 5321/4



PC 05/15 PHILIPS

PENTODE

PHIUPS%EM!SSWN
A

Characteristics : . class B, telephony

H.F
Kennlinien HL.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : HL.F. classe B, téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B, telefonia
g
Wa
dam 15
wo (W) A 25004
hm
Wg2
20, 05/15
i |
AWo
I
151 V2500V 4 :
Vgl=-110V j 7 I Wa
Vg2= 300V I 7
Vg3= 0V |
, T
o it
A i
I
5 C )
A AI/ - Awg2 || |
- 1
L~ I ]
a gt it
50 100 150 — Vgh(V)
Lant{mA)
Va=500V - 250
{gz(mA) Vgl=~110V BRI R
Vg2=300V P
Vg3= 0V
100 200
7 |
’ £ R
75 T /' 151
B4 Io#l ‘
/ gi(m#4)
/Ir/ L A %
50 A < 00 5
t
B>
25 7 =TT 50 25
£ 4 . : g2
8 1 = 57 Ig! 7
0 : i I a2
0o 50 100 150 Vgt (V)

15/2-’40 5321/4



PHILIPS PC 05/15

PENTODE

™ uuuws%;mssmu

Characteristics : H.F. class C, sereen-grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
Karakteristieken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
’ Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla pantalla
Wa dam 15
Wo (I - 25002
g X
Y T —— =
mE 5
T )
Tl Wo -
Va =500V H
Vgl=—150V H
2011111 Vghe 175V wa 1T
g3=0V =
10 7 7We2-1
0 =
100 200 300 400 g2l
1
L 1
Va=500V lant(mA
fofna) Vgi--150V aotind)
Vgh =175V
g3=0v
150 300
Jant/ |
T
g 100 . 200
 hun
Igi(m4)
I
50| t 00 2
T P i
I g2 !
1 - fgf
0 i i SEmmann /)]
0 : 100 200 300 400 Vvg2(v) 500

15/2-40 5321/5



PC 05/15 PHILIPS

PENTODE
pumps%wssmn »
Characteristics : H.F, class C, ~g1id dulation
Kennlinien H.F. Kiasse C, Fungglttermodulauon
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristieken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora
dam 15 Wa
25 Wwo_(W)
w2
n:ns/rs_as
20
Va=500V
l"g ~150V
V= : 15
wz:mv (4
y.
= 410
] 5
B ,,/ P ! W n | |
A ~
[~
Z = 0
= - * 7, 3
i _(mA) £x T ant Ig!
12 o A ) ()
50 z];_ﬁoy /’ 200 4
=190V // 74
Wp2=250v FAPL
—_ [g1 // F %0 3
I'
S p.d
2 L&
25 AT 100 2
/| N
~J
b7 (I No 1
0 g0
~300%3 () -200 ~100 0

15/2-'10 5321/5
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PHILIPS
PENTODE 7
pumps%emssmu
Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Hoogfreq Vi 1
Empleo : Amplificador A.F.
Cathode : Indirectly heated.
Kathode: Indirekt gehei
Cathode : & chauffage indirect.
Kathode: Indirect verhit.
Cétodo : caldeado indirectamente.
VE. o .. Al bt b bl eive otk s el 4 12,0
 { Grg PEEREA DGR R i SN . N 0,9
! P EAL TSR TER S BRI B SR SR A GRS S ~ 1,0
Vg2 v o vin ple e i = max. 500
Wy e e e e s e e s = max. 35
Al CES e R E R LT « o ] 45
WEB: o s v o oo s vieisie v = meax, 6
URIEE - % oo $37% o wlaleie v oo le an 3,9
S (Va=1000V,Vg2 =200V,Ja =40A) . ~ 2,5
Ik = max. 160
~ 12
~ 15
~ 0,1
= max. 170
v MHz Va max
15 m 20 1000 V
5m 60 625 V
{ /i 4
a
& A Y
T .
—l-g1 g3
8
kf &

PE .

g&ggg 444<pp <
P!

i

1#1-159

Jo668

15/2-40

5396/1




/80 PHILIPS
.. PENTODE

pmms%msswn v

Characteristics  :
Kennlinien H e
Caractéristiques : Ia-Va; Ig,-Va
Karakteristieken : iy
Caracteristicas  :
N
16 ] e
1 N s
.
> 8
=
i 1
| R
8 %n’
EPH i
88 i
i
t
A 1 1 ! ip
..
\ 'l '
N N \\ 5 _“n
IZIAVH -
1%' ",-1;1 :ﬁ’ ; = < Q. ¥
agﬁ $ 5 §- 8 R 8@ -
e B B

15/2-"40 5396/1



PHILIPS PE 1/80

PENTODE

-~ punws%emssmu

Characteristics  :
Kennlinien :
Caractéristiques : Ig-Va

' Karakteristieken :
) Caracteristicas

-@ ggnA) J5058

10 : ==

0
0 200 400 60 valv) soo

15/2-740 5396/2




PE1/80

PHILIPS

PENTODE
PHIHFS%[MISSIM \
Characteristics  :
Kennlinien %
Caractéristiques : Ta-Vg, ; Ig,-Vg,
Kamkteriss.ieken: S
Caracteristicas | -
Ia(mA)
250
n; 225
== 10
=0V
: 200
175
150
/ Ji L] \
?1’ 125
28 o
100 !
7
/
/
7 «
A .
Fi 'I %0 10
7 1 L 2R 3
‘ o
/ ,ﬂ, 4 % 5
By _ St
et Lo 0 0
TS =0 =85 100 75 -50
@(V) J5059
15)2-'40 5396/2



PHILIPS

—
— PHILIPS EMISSION
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie
H.F. klasse C, telegrafie
a— A.F. clase C, telegrafia
) daﬁnb dul!:nls 5m *¥)
Va 1000 750 625 v
Vgl ~— 170 |~ —170 I~ —170 v
Vg2 350 350 350 8 4
Vg3 0 0 0 v
Ia 120 120 216 mA
Igl ~ 6 I~ 6 I~ 20 mA
Ig2 ~ 17 |~ 17 |~ 37,5 mA
Vegl~ |~ 250 & 250 |~ 190**%) v
Whi ~ 1,5~ 15|~ 4,0 w
Wi 120 90 135 w
Wa 35 30 70 W
Wg2 6 6 13 W
Wo 85* 60*) 65%) w
7 70,5 66,5 48,5 %
H.F. class B, telephony
H.F. Klasse B, Telephonie
H.F. classe B, téléphonie
H.F. klasse B, telefonie
A.F. clase B, telefonia
il dm{l 15 Sm**)
hm
.~ Va 1000 625 | v
Vgl ~— 80 ~ — 100 N
Vg2 350 400 v
Vg3 0 0 v
Ia 48 150 mA
_q— Igl £ 2,5} ~ 201) mA
- Ig2 ~~ 4 ~ 16 mA
Vgl~ ~ 60 ~ 95| v
Whi e 0 & 5,50 w
Wi 48 94 w
Wa 35 70 w
Wg2 1,4 6.4 W
Wo 13%) 24 %) w
. ” 27 25 %

#*) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vilvulas
*+%) one valve - eine Réhre - un tube - én buis - una vélvula

PE1/80

15/2-’40

*) vide pag. 0633/2
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punws% EMISSION

H.F. class C, screen-grid modulation

H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation

H.F. classe C, modulation de grille écran

H.F. klasse C, schermroostermodulatie

AF clase C, modulacién de rejilla pantalla

d 15

7! g7 5m**)
Va 1000 625 v
Vel ~ — 170 ~— 170 i
Vg2 250 250 v
Vg3 0 0 ¥
Ia 53 148 mA
Igl A 1,5 ~ 15 mA
Ig2 £ 2.5 £ 10 mA
Vgl~ ~ 200 ~ 220%** Y
Vg2~ A~ 2507 |~ 250 %) v
Whi ~ 0,3') | ~ 6,51) w
Wif a7 5!) |~ 5,0%) W
Wi 53 93 w
Wa 35 70 w
Wg2 0,6 2,5 w
Wo 18 #) 23 %) w
7 34 25 %

H.F. class C, supp grid dulation

H.F. Klasse C, Fanggittermodulation

H.F. classe C, modulation de grille d’arrét

H.F. klasse C, vangroostermodulatie

AF. clase C, modulacién de rejilla supresora

2 dn;:n 15 Sm**)
Va 1000 625 v
Vgl ~—170 ~— 100 ¥
Vg2 300 200 5
Vg3 — 140 ~— 75 v
Ia 38 112 mA
Igl ~ 24 |~ 22 mA
Ig2 A 20 ~ 57 mA
Ig3 5 0 0 mA
Vgl~ ~ 200 ~ 165%=¢* v
Vgd~ |~ 2800 [~ 65%) v
Whi ~ 0,5 |~ 5,04) w
Wif 0 0 w
Wi 38 70 w
Wa 28 54 w
Wg2 6 11,4 w
Wo 10 *) 16 *) w
7 26,5 23 %

**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen
dos vilvulas
*#%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

15/2-’40 *) vide pag. 0633/2
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H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
A.F. clase C, modulacién de énodo
dam 15
2 hm
Va 1000 v
Vgl ~— 170 v
Vg2 275 A\
Vg3 0 v
Ia 40 mA
Igl A 4,5 mA
Ig2 ~ 21 mA
Vgl~ ~ 200 v
Whi ~ 09 W
WIE ~ 20 W
Wi 40 w
Wa 14 w
Wg2 5.8 W
Wo 26*) w
7 65 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- und Schirmgittermodulation
H.F. classe C. modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de énodo y de rejilla pantalla
2 dam 15
hm
Va 1000 v
Vgl ~—170 v
Vg2 250 **) v
Vg3 0 v
Ia 84 mA
Igl w 4 mA
Ig2 ~ 15 mA
Vegl~ ~ 200 v
Vg2~ ~  250%) v
Whi ~ 0,8 w
Wif ~  445%) 7 W
Wi 84 w
Wa 24 W
Wg2 3,8 W
Wo 60*) w
P 71,5 %

*+*) Rg2 = 50,000 Ohm.

PE1/80

15/2-’40

*) vide pag. 0633/2
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PENTODE

PHIUPS%EMISEIUN "

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien ¢+ H.F. Klasse B, Telephonie
Caracteristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia

WH s dalx:n 15
wo (W) w2 (W)
25 € 1/80 25
100 20
Va= 1000V
=‘80V
G :
7/ ]
5t 10
- - i
°
25 » e 6t 5
0 == T 0
73 150 Vi
i{" A 4 Tant Ia
Va= 1000V / (mA) imA)
It (mA) Vgi=—80V 7 00
g2 :05&)V E
15 7 300 75 ;
/// a i \ =
10 A 200 50
A
5 . 100 25
1T 1 W’
gm— S 1
- T %: |
00 50 100 150 i (V] 2 r
347585

15/2-’40 5396/4



PHILIPS PE 1/80
PENTODE
P
PHILIPS EMIGEION
Characteristies : H.F. class C, screen-grid modulation
Kennlinien H.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
~ Karakteristieken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla pantalla
W 1: dal;mmls
Wo (W)
2 34753
PE 1/80 ]
100
Va=1 v
k?l=-170V
Vain =200V
2 vZ;’a=ov
7
P
50 Wa
= jare
2 : A
7 | /”’ ‘!
i — L
% 300 % = 50021
Igz’m i lant’ ant Ja
. Va= 1000V 7 mA) (mA)
/
2 WgT=~170V 1 400 100
Wi v =2 By a
g3 =0V 50
-~ 5 yir 300 75
V /'
10 A . 200 50
2 /:j/ H ' Vs
— S 7 A 00 25
£
< L e i
L~ el
0 | o (1]
o 00 200 300 400 500 6002 (v)

15/2-740
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PENTODE
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Characteristics : H.F. class C, grid dulati
Kennlinien :+ H.F. Klasse C, angglttermodulanon
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristicken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora
A
, . dam 15 Wa
Az Wo
hm I@2{&*/)
[ 7770|190
e
Va=1000V
v =200V
=300V .
Wa
gt l’ .w
/
P /
5 20
7
D% 10
~_ %_
= 3 t )‘ = =10 2
Ia = Iant
Ig2 )
100 400
Va-- 1000V fant~
= ~170V B
75 Wi~ = 200V >
22300V ] (%
yd L £ W/
50 >~ 200 10
7 g
- 7
25 A T 100 5
] T r— |
LT |
o EEHEEEET | Eis i ¥
=300 43W) -200 ~100 o .
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PHILIPS PE 04/10

PENTODE

o . PHI[IPS%EHISS!M

Use : H.F. amplifier
Ve : Hochfreq 1
Utilisation  : Amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker
Empleo ¢+ Amplificador de A.F.
PN
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
e LR b e 2 I 3 38 b = 120V
| R p e BTSN e oy T ~ 0,65 A
S m e e SR S o e e ~ 0,8 A
B = v o v e s ok S e e = max 300 V
RS R SR R S s TR = max 10 W
WA & i e e s e ek St = 15 W
WgZ s e R B A L A e Eaiike = max 30W
................. ~ 25
S a= SOOV ng =300 V,Ia = 25—30 mA) =~ 7,5 mA|V
SRR e s O S ehars el e = max mA
L i e TR MR R S e I o ST ~ 7,5 pF
L S ) R T ~ 16 pF
[0y RS A B Y B W T T ~ 0,1 pF
L S 2u B R S ST S = max 75 V
i L Va max
5 Telegr. Mod. Va
600 V*
15 m 20 3 -+l R
5m 60 450 V 400 V
* Ig, = 0 mA.
_
g3
[::g] 93
—
35126

15/1-"42 5306/1
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TRIODE

PHIlIPE%EMISSIBN <

Characteristics :
Kennlinien 3
Caractéristiques : s Ia-Va; Ig2-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas :
A g
. g
Py
§ 3
L g
R s R
i
188 S .
> . H l§
)
o
: 8
1
‘ §
{
\ | 1
1l g
!
{ AHHHR
N
N \ |
A
N \‘\ BE = g
— - «
— =
EQ S MR (LS B . <
o
RS = R 5
15/1.%42 5306/1
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PHILIPS PE 04/10
PENTODE
~
pumps%mssmu
Characteristics :
Kennlinien 3
l(:(:rracktérigtigfs : s Ig,-Va
~ Cax‘:ct::;:z:;sen:.
Igsz(m/l) .:5055—
e
40
N
30
20
. 5
10
e,
0
0 200 400 600 vall)
15/2-40 5306/2



PE 04/10 PHILIPS

PENTODE
PHIlIPS%EMISSMN

Characteristics  :
Kennlinien :
Caractéristiques : Ia-Vg,; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracterfsticas  :

Ia

152 ™A
[PE 04/1
1
¥ 4
100
7
/
J J 80
]/ ]
Vi N
71 ]
JiREL
60
/
/
7
7
40
Vi
7 & 20
/ A
11 m-&,ﬂﬂ | |
s P L L
A £ B o G
o o e S i} 11 1110
20 Wil - -0 -5 =1

15/2-"40 5306/2



BEALIRS PE 04/10
PENTODE
“ pnuws%zmssmu
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Ig, >0
H.F. klasse C, telegrafie
PN AF. clase C, telegrafia
2 dﬂlt:;nls dalx:xmls 5 m**)
Va 500 400 450 v
Vgl 50 50 40 v
Vg2 250 250 210 v
Vg3 0 0 0 v
Ia 50 50 89 mA
Igl 5,0 5,0 8,0 mA
Ig2 ~ 12 ~ 12 ~ 18 mA
Vgl~ ~ 65 ~ 65 A 55%**) v
‘Whe 0,33 0,33 1,0 W
Wi 25 20 40 w
Wa 10 9,0 20 W
Wg2 3,0 3,0 3,8 W
Wo 15%) 11%) 20%) W
n 60 55 50 %
H.F. class C, telegraphy
H.F. Klasse C, Telegraphie
H.F. classe C, télégraphie Ig =0
H.F. klasse C, telegrafie
A.F. clase C, telegrafia
2 dam 15 dam 15 dam 15
hm hm hm
Va 600 500 400 b
Vgl ~—10 ~—10 ~—50 v
Vg2 275 250 400 Vi
Vg3 0 0 0 v
Ia 35 30 34 mA
Igl ~ 0 ~ 0 ~ 1,0 mA
—— Ig2 ~ 8,0 ~ 170 A Ao mA
Vgl~ ~ 10 ~ 10 ~ 55 v
Whe ~ 0 2 ~ 0,06 w
Wi 21 15 13,5 w
Wa 10,5 7,5 7,0 W
Wg2 2,2 1.8 3,0 W
Wo 10,5%) 7,5%) 6,5%) W
S 7 50 50 48 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas.
***) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula.

15/2-40

*) vide pag. 0633/2
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PE 04/10 PHILIPS

PENTODE

HLF. class B, telephony

H.F. Klasse B, Telephonie

H.F. classe B, téléphonie

H.F. klasse B, telefonie

A.F. clase B, telefonfa

-
2 dl:lmls 5 m**)
Va 500 450 v
Vgl ~—156 ~—11,5 v
Vg2 300 250 v
Vg3 0 0 v
Ia 26 52 mA
Igl ~ 3 ~ 30) mA
Ig2 ~ 3 ~ 6 mA
Vgl~ ~ 10 ~ 10,5%**) v
Wh < o) ~  0,41)) w
Wi 13 23,4 w
Wa 9 19,4 w
Wg2 0,9 1,5 w
Wo 4,0%) 4,0*) w
V] 31 17 %
H.F. class C, suppressor-grid modulation
H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
H.F. klasse C, vangroostermodulatie
AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
dam 15
i iE 5 m*¥)
Va 500 450 b,
Vgl ~—50 ~—30 v
Vg2 250 135 ¥
Vg3 —140 —110 ) §
Ia 10 42 mA
Igl & 10 ~ 12 mA
Ig2 ~ 11 ~ 37 mA
Ig3 0 L0 mA
Vgl~ ~ 55 R 50+ v
Vg3~ ~ 140%) ~ 110?) 5, §
‘Whi ~ 0,06 ~ L0Y w
Wif 0,5 W
Wi 5,0 18,9 W
Wa 3,5 15,2 w
Wg2 2,8 5,0 w
Wo 1,5%) 3,7%) w
7 30 19,5 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas.
*#%) one valve - eine Rohre - un tube - én buis - una vélvula.

15/2-'40 *) vide pag. 0633/2 5306/3



o

PHILIPS
PENTODE

oo
%
EET)

)

PE 04/10

H.F. elass C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
AF. clase C, modulacién de &nodo
dam 15
A hm
Va 500 A\
Vgl ~—>50 A
Vg2 200 ¥
Vg3 0 \4
Ia 16 mA
Igl ~ 3,0 mA
1g2 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 60 M
‘Whi ~ 02 W
Wif ~ 400 w
Wi 8,0 w
Wa 3,0 w
Wg2 3,0 W
Wo 5,0%) w
7 62,5 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anoden- and Schirmgittermodulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran,
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulacién de énodo et de rejilla pantalla
2 dalxln;n 15 5 m**)
Va 500 400 v
Vgl ~—50 ~—A40 v
Vg2 210°) 150°°) v
Vg3 0 0 v
Ia 32 64 mA
Igl ~ 20 ~ 90 mA
Ig2 ~ 10 ~ 10 mA
Vgl~ ~ 60 R 55%4¢) v
Vg2~ ~ 210%) ~ 1502) ¥
‘Whi 0,12 0,8 w
Wit 9,02) 142) w
Wi 16 25,6 W
Wa 6,0 13,1 w
Wg2 2,1 15 w
Wo 10%) 12,5%) w
7 62,5 49 %

°) Rg, = 29000 Q.
) Rg, = 25000 Q.
two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas,
one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula.

15/2-'40

*) vide pag. 0633/2
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PENTODE
PHILIPE%EMISSIDN

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
Karakteristiecken: H.F. klasse B, telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B, telefonfa

Wa ., dam 15
wo (W) Az K
Wg2 35018
A i
EEL L
la=500V
1=—15V
/g2=300V R
15 Vg3=0|/ ]
10 : 2 A8
i
) = VTE
0 ot ot |
b f J 1.} f}_ l’l -]
Igl
. ant (na)
o722y 4
50 2300V 7250
g3=0V :
40 A 200
7 150
100
0 L 50
] = S
0 == 0
0 5 10 15 ain(V) 20

15/2-40 5306/4



PHILIPS PE 04/10

PENTODE

~ pumps%wssmu

Characteristics : H.F. class B, telephony (two valves)
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie (zwei R#hren)
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie (deux tubes)
~~ Karakteristicken: H.F. klasse B, telefonie (twee buizen)
Caracteristicas A.F. clase B, telefonia (dos vélvulas)
Wa A:5m
Wo (u/) 34756
Wg2
o EEEEE re o7t )
o
g/ =11,
40 Vg2=250v
Vg3=0v
LA
30 P
vd
20 I B
7
10 -
1 P
" L+ 1
A = |
0 WL 20 J0)
Tant & -
an
Va=450V "
By mA) Vgl = 11,5V L0
2 2200 1/
150 7/
|
100 ~
pARNHEa
50 v #
AN 4
p.s )
. =
ol R iR
0 10 20 301G/~
1/10-’43 5306/5
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PENTODE
PHIlIFE%EMISSIUN

Characteristics H.F. class C, s grid modulati
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fangntl‘.ermodu!atlon
Caractéristiques : H.F, classe C, modulation de grille d’arrét
H.F.
AF.

Karakteristieken : klasse C, vangroostermodulatie
Caracteristicas clase C, modulacién de rejilla supresora

. Wa
A:>15m Wo (W)
wp2

mm 10

—

Ilg}gi(m Aant- fant(mA)
g2 4

100

. .

b

N

>
0l =
Vg3(V)-300 -200 ~100

1/10-%43 5306/5
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PHILIPS PE 04/10

PENTODE
PH|lIPS%EMIES|HN

St
Characteristics . class  C, suppressor gird modulation

H.F.
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
Karakteristiecken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
Caracteristicas AF. clase C, modulacién de rejilla supresora
A:5m
Wa
Wwo (W)
wg2
2
Va= 450V Zansd 520
Vgi=-30V r 2
Vgip =50V A
g2 =135V
- 10
| & =
= 0
735200 150 0 G
Ia
Ig1 (mA) [ant (mA)
g2
200 200
v
7
4
150 150
4
}
100, f 100
L
T,
v | s
: +
50 Hi =i ! & 50
7 =
: T~
1 1] -‘~
0 & I HH 10
=250 Vg3(y-200 =150 -100 =50 0

44050
1/10-’43 5306/6
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PHILIPS PE 05/15

PENTODE
e
Pmuns%mssmu
Use : H.F. amplifier
Verwendung : H.F. verstirker
Utilisation : Amplificateur H.F.
— Gebruikswijze: H.F. versterker
Empleo : Amplificador de A.F.
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
MR s A s FERTRNVE S i S T s e S 120 V
¢ | RIS TR By TR g = 0,37 A
T R e e e S GRS B i 0,5 A
Ve2 ... . R e oo = max. 300 V
Whi o hrs o alc o s v o el ie e b Le i IRAN LD w
L T B e e R o e = 200 W
WEB -4 noip env b0 v ajee s o re M IR 5 = W
uglg? - . . .. A TR R A (R e et I 3,0
S(Va=500V,Vg2 =200V,Ia =40mA) =~ 1,5 mA/V
L e e e e = max. 85 mA
S T P S e e e g Sl 5,7 pF
Cfgl. . g ity Wil e iR o H S e 12,7 pF
Cagl e Sl O i S ~ 0,12 pF
VIR .- e . v ee o= max. 200V
3 Va
A MHz s
5 m 60 500 V
14
-
frf @a 8
K |
e é
—9q7 g3
f‘\ 72
30 —
30440

1/10-43 5326/1



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE
punws%&mssmu >
Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : g Ia-Va; Igl-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas  :
)"
]
8
-
18
=9 IB ﬁ%_"
i I
& |
4
T l
s . g
_§ c W S
T R S
1
{ T ? S
! H
\
7 H
/ \
)V
AN e 8 2
LN N 7 :
3 A\
N
N
¥ SNy X
L
T %I l gg
=
] \
W

350,

5 250
150

100/

o

1/10-43 5326/1



PHILIPS |
PENTODE PE 05/15
4 puuws%mssmu

Characteristics :

Kennlinien s
Caractéristiques : Ig,-Va
F o Karakteristicken :

y Caracteristicas  :

35285

800 Va(v)

ek
5 I
"
o !
-~ i
: i
! Vi
' &
I
b -~
i
.A - NuES .
£ I}
. 8 % g 8 8
4

—
=
%
Lo
S

5326/2



PE 05/15

1/3-40

PHILIPS

PENTODE
umups%mssmn v
Characteristics
Kennlinien s
Caractéristiques : Ia-Vg,; Ig,-Vg,
Karakteristieken :
Caracteristicas : ~
Ia (mA}
7 s a0
J
]
]
' 90
a=500
13 =
i
)
| R
/
1 70
I 1]
I
Sfrsi60
b/ A ]
N l’
hl w
/ I
i
/
i 4
/
I/
Vi
30
,/ i f
(mA)
et 20 10
z
y
dmmy, gy -
7 Y 100y’ (0
/ ,J Q" 5 § g
ARBL A m
ARET o [la o
Va1 =I5 20 =5 280 25 0
35283
5326/2



PHILIPS PE 05/15

PENTODE
puuws%mssmn
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl =0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
2 >15 >I15 5e4) m
Va 500 400 500 v
Vgl A~ — 150 ~ — 150 ~— 100 v
Vg2 300 300 300 N
Vg3 0 0 0 Vi
Ia 33 33 120 mA
Igl 0 0 0 mA
Ig2 N 6 ~ 6 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 150 ~ 150 ~ 100%**) | V
‘Whi 0 0 0 W
Wi 16,5 13 60 w
Wa 8,0 7,0 30 w
Wg2 1,8 1,8 4,5 w
Wo _~8.3%) 6,0%). 30*)| W
0,
: B x| %
A
HF class C telegraphy 358
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie Igl >0
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
A >15 >I15 5e%) 5%¢) m
H
Va 500 400 500 400 v
Vgl ~—150 |a~v—150 |~—110 j~— 100 v
Vg2 300 300 225 235 Vi
Vg3 0 0 0 of| Vv
|65 se] b9 140 140 | mA
Igl ~ 5 In' 5 In 13 |~ 12 mA
S/l 12 s 18l il 19 |~ 18| mA
Vgl~ |~ 180 |~ 180 |~ 120%*%)ix 115%*3) V
Whf |~ 0,9}~ 0,9~ 1,6~ 14 W
Wi 29 23 70 56 W
Wa 15 13 30 26 w
Wg2 4,5 4,5 4,3 42| W
g Wo i 10%); 40%) 30%) W
B 7 e ‘
Bl ¥ gt o
! i 4 m_é 57 535 %
*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen -
dos vélvulas
#2%) one valve - eine Réhre - un tube - één buis - una vélvula.

15/3-41 *) vide pag. 0633/2 5326/3



PE 05/15

PHILIPS
PENTODE
s mssion -
HF class C screen grid modulation
HF Klasse C Schirmgittermodulation
HF classe C modulation de grille écran.
HF klasse C schermroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla pantalla
A >15 5¢¢) m
Va 500 500 v
Vgl ~—110 ~—130 v
Vg2 125 125 v
Vg3 0 0 v
Ia 38 78 mA
Igl ~ 8 A~ 15 mA
Ig2 ~ 12 ~ 15 mA
Vgl~ ~ 140 |~ 1400 ¥
Vg2~ ~ 1251 |~ 1259) v
Whi ~ % N 2.1 w
Wit ~ 1,6%) | ~ 23) w
Wi 19 39 w
Wa 14,5 29,5 W
Wg2 1,5 1,9 w
Wo 4,5%) 9,5%) w
7 24 24,5 %
HF class C pp grid dulation
HF Klasse C Fanggittermodulation
HF classe C modulation de grille d’arrét
HF klasse C vangroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla supresora
2 >15 Casi ) m
Va 500 500 v
Vsl A — 240 &~ — 90 v
Vg2 275 165 v
Vg3 — 40 — 40 v
Ia 20 62,5 mA
Igl ~ 15 N 9 mA
Ig2 ~ 18 ~ 37 mA
Ig3 0 0 mA
Vgl~ ~ 250 A 105%** v
Vg3~ ~ 40 |~ 45 v W
‘Whi ~ 0,4 |~ 1,5 W
Wi 0 0 w
Wi 10 31,2 w
Wa 6,5 24,6 w
Wg2 5,0 6,1 w
Wo 3,5%) 6,6%) w
7 35 21 %
m 80 90 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas v
*¢*) one valve - eine R6hre - un tube - één buis - una vélvula

15/3-"41

*) vide pag. 0633/2
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PENTODE
A:
PHILIPS EMISSION
H.F. class C, anode modulation
H.F. Klasse C, Anodenmodulation
H.F. classe C, modulation d’anode
H.F. klasse C, anodemodulatie
N A.F. clase C, modulacién de dnodo
dam 15
4 hm
Va 500 v
Vgl ~—160 v
Vg2 200 v
Vg3 0 b4
Ia 22 mA
Igl ~ 4,0 mA
Ig2 ~ 20 mA
Vgl~ ~ 180 N
‘Whf ~ 0,7 w
Wif ~ 25 w
Wi 11 w
Wa 4,0 w
Wg2 4,0 w
Wo 7,0 %) w
7 63 %
H.F. class C, anode- and screen-grid modulation
H.F. Klasse C, Anod und Schirmgitt dulation
H.F. classe C, modulation d’anode et de grille écran
H.F. klasse C, anode- en schermroostermodulatie
A.F. clase C, modulacién de énodo et de rejilla pantalla
p) dam 15
§ hm
Va 500 N
Vgl —150 \A
Vg2 300**) v
Vg3 0 v
Ia 40 mA
Igl 3 mA
- Ig2 11 mA
Vgl~ 160 v
Vg2~ 300 v
‘Whe ~ 0,5 w
~ 26 W
i 20 w
Wa 10 w
Wg2 3.3 w
— Wo 10%*) W
7 50 %
**) Rg2 = 18200 ohm.

PE 05/15

1/3-40

*) vide pag. 0633/2

5326/4



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE

PHIHPS%EMISSWN \

Characteristics : H.F. class C, screen-grid modulation
Kennlinien : HL.F. Klasse C, Schirmgittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille écran
Karakteristiecken: H.F. klasse C, schermroostermodulatie

(o]

Caracteristicas : A.F. clase , modulacién de rejilla pantalla

&
Wa
wo (W) 5, dam 15
we2 * hm
25 T
200 1va =500V LT, Wl 7
i Vel = =10V i
T T Vgt = 140V 1 7
M vg3 -0V & 4
i5 7
A s
/| Wo
4
10 pd 7/
= /
V.
l'
= 4
< Wg’
4 =
g gt
0 T ]
Ia 50 1+ 100 ——— 150 —— 200——— 250 1} 300 Vgz (f}
g2 (mA Tant (mA)
Va =500V L 400
Vgl =-110VT Ty p
[ Vgiv = 140V T /| ant
Vg3 =0V LA .
+ » . 300
h
Tz
/’
50 200
4,
/| o
I, >
25 100
2 I e
/ 7 — =
ol i l 0
0 50 100 150 200 250 300 Vg2V,
30446

1/3-40 5326/4



PHILIPS PE 05/15

PENTODE

PN
PHIllPS%EHISSIﬂN

Characteristics : H.F. class C, suppressor-grid modulation
Kennlinien : H.F. Klasse C, Fanggittermodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation de grille d’arrét
S Karakteristiecken: H.F. klasse C, vangroostermodulatie
) Caracteristicas : A.F. clase C, modulacién de rejilla supresora

Wa
wo (W) Az dal;-;nls
Wg2
Va =500V idies HA
Vgl ==240V Wo /T
. Vgt = 250V
Vg2 =275V
CoA e
7 -
4
5 A
T Wa2+
> S
o
0 L
10 -7 ~50 ~2.
rrve3(v) >
Ia (mA
2 men ant (imA)
a J
50 Vgt =-240V 250
Vgt =250V T
= Va2 =275V b
— 5
30 150
20 & 90
= i
N 10 b
v/ 50 25 ”a
= o Vg3a(v) =75 30447

1/3-’40 5326/5



PE 05/15 PHILIPS

PENTODE

PHIHPS%EMISBWN -

Characteristics : H.F. class C, anode modulation
Kennlinien J1.F. Klasse C, Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C, modulation d’anode
Karakteristiecken: H.F. klasse C, anodemodulatie
Caracterfsticas : A.F. clase C, modulacién de 4nodo
e
Wa g S 15 25149
Wo () e
Wa2 s
@ Vg1 =-160V
Vg2=200V
Vg3= 0V
- Vgh =180V L
20
r Wa
10| = =
=
— e
0 o st - WZ“
250 500 750 va(y) 4
17
la { } {
Ig1 (mA) Vgl-~160V
2 Vg2= 200V
g3=0V
50 Vi =180V [ant{mA)
i FRE
40 C400
»
30! 300 p—
fant
P, -
20| S 200
o
L] ]
10| EERZ b2+ 100
- — ] | -
Ig1
7] b 0
(7] 250 500 750 Valy) 1000

r 1/3-40 5326/5



PHILIPS PE 06/40

PENTODE

~ nmups%mssmn

Use : H.F. amplifier
Verwendung : Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : amplificateur H.F.
Gebruikswijze: hoogfrequentversterker
Empleo : amplificador A.F.
A}
Cathode : indirectly heated
Kathode : Indirekt geheist
Cathode : a chauffage indirect
Kathode : indirect verhit
Cétodo : caldeado indirectamente
b P i A S D A NS R e = 6,3V
1 AR S T R T B T ~ 1,3 A
b T oS AR IR TR EAR SRR S T R R R ~ 800 mA
R RGBS G MR B SRR R I L = max. 300 V 1
L L E ST T T i e R | PR TR ='max. 25 W
Wat . = 2B SRS DR 8 SEE SR == 30 W
Wg2 ................... = oW
.................. A 5,5
&% (Va — 600V, Vg2 =300V,Ta = 40mA) . . ~ 4 mAV
e T s oot ere sl ety = max. 130 mA
S SEI NI NSRS PR RN SAREE ~ 8,6 pF
L L e L L A R e ~ 14 pF
5 R RSN T B R F L R AU A 0,1 pF
Vkf Sl RS S A P < B =_maxe 5 Y
N Va max
A £ Telegr. Mod. Va
5m 60 600 V 500 V
I.MLL
N MRa
i f -
k 2
L3 S
g7 93
—
ms-
1/3-40 5366/1
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PE 06/40 | PHILIPS

PENTODE
PHIHRS%EMIESWI -

Characteristics :
Kennlinien 2
Caractéristiques : Ia-Va

Karakteristieken :
Caracteristicas  :
§ g i
3 =
&
S
“ §
1
1
1
1 ]
= }
‘ 8
i
! | 41
‘ S
§ .
l‘ OV
1
1
. &
\ 3
1
i N 1} | -
< a2
AR Q Q
s8 8 8 §8 % 8 S

1/3-40 , 5366/1



PHILIPS PE 06/40

PENTODE

PHI[IPS%EMIEEIUN

Characteristics
Kennlinien %
Caractéristiques : Ig2-Va
S Karakteristieken :
Caracterfsticas  :

. 8
ofs
S
nE =
<
s 8
S :
™
S
}
|
] S
I
|
— Y
(Y A
] I
f
Y A 8
M DA ¢ 8
= LT e Jri
= -— & 7 7 4
E - - 4
o6 ) c ) o°
B8 § 8§ & 8 9
1/3-40 5366/2



'1/3-"40

PHILIPS
PENTODE

PHIHPS%EMISSIBN o

Characteristics :
Kennlinien H
Caractéristiques : g Ia-Vg;; Ig,-Vess Iga-Ve,
Karakteristieken :
Caracterfsticas  : s
Ig2
Ia (mA)
e 600
Va =6WV
500
J
Vi
J
/
4
/
Vi
& 00
/.
Vi
200
/
4 Iyt
, (mA)
/
/ / 100 10
/ / ¥i
/ U
5
r (] «_—_"u-r' s o \"\
S S i III1g ¢
=60 -50 40 - a0 =10 0 0 20
m’ M 35009
5366/2
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PHILIPS
PENTODE
punups%ﬁmssmu
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
BF classe B amplification (deux tubes
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 600 Y
Vgl ~ —45 2
Vg2 ~ 300 N
Vg3 0 XN
Ia (Vgl~ = 0) 68 mA
Ia (Vgl~ = max) 225 mA
Igl ~ 0 mA
Tg2 ~ 36 mA
Vgl~ ~ 45 24
Vglgl~ ~ 9 3 A
Wi 135 W
Wa 45 W
Wgl 0 W
Wg2 10,8 w
Wo 90 %) W
Ra 1500 Ohm
Raa 6000 Obm
7 67 %
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
2 >15 >15 5% m
Va 600 600 600 v
Vgl ~—15 ~—40 A~—55 v
Vg2 300 300 160 v
Vg3 0 0 0 Y
Ia 109 109 188 mA
Igl ~ 2 ~ 0 ~ 3 mA
Ig2 ~ 115 ~ 11 ~ 12 mA
Vgl~ ~ 90 ~ 40 A 85%%) v
‘Whi ~ 0,2 0 ~ 05 w
Wi 65 65 113 w
Wa 20 25 50 w
Wg2 3.5 3,3 1,9 w
Wo 45*) 40%) 63%) w
7 69 62 56 %
##) two valves - zwei Rihren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
##%) one valve - eine Rithre - un tube - één buis - una vélvula

15341

*) vide pag. 0633/2

5366/3

N




PHIlIPE%EMISSIHN

PHILIPS
PENTODE

HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie =
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa
A >15 5°%) m
Va 600 600 Y
Vgl ~ —40 ~ —38 Y.
Vg2 250 250 v
Vg3 0 0 v
Ia 60 104 mA
Igl 01) 01) mA
Ig2 ~ 3,0 ~ 5,5 mA
Vgl~ ~ 20 M - 17,5%%) ¥
Wh 01) x~  0,21)) w
Wi 36 63 w
Wa 25 50 w
Wg2 0,75 14 w
Wo 11%) 13 %) w
” 30,6 20,5 %
HF class C screen grid modulation
HF Klasse C Schirmgittermodulation
HF classe C modulation de grille écran
HF klasse C schermroostermodulatie
AF clase C modulacién de rejilla pantalla
A 5 m
Va 600 v
Vgl ~ —55 v
Vg2 130 v
Vg3 0 v
Ia 93 mA
Igl ~ 0,7 mA
Ig2 ~ 3 mA
Vgl~ i 5 e b &
Vg2~ ~ 150%) s
Whi ~ 0,31) W
Wif ~ 21) w
Wi 56 w
Wa 39 w
Wg2 0,4 w
Wo 17%) w
7 30,5 %

#*) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
#4%) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

15/3-41 *) vide

pag. 0633/2

5366/3



PHILIPS PE 06/40

PENTODE

HF class C anode- and screen g.ld modulatxon
HF Klasse C Anod und S

classe C modnlntlon d’-node et de g'n]le écran
F klasse

AF clase C modn.!aclén de dnodo et de re)xlln pantalla

! >15 5 %) m
Va 500 f) 500 ¥
Vgl ~ =15 A~ —55 v
Vg2 300 °) 160 °°) v
Vg3 0 0 v
Ia 114 146 mA
Igl A~ 14 ~ 2 mA
Ig2 ~ 10 ~ mA
Vgl~ ~ 92 R 75 %) v
Vg2~ ~ 300%) ~ 1603%) v
Whi ~ 0,1 ~ 0,3 w
wif ~  30%) ~  40%) w
Wi 55 73 w
Wa T 33 w
Wg2 3,0 w
Wo 38*) 40 *) w
7 69 55 %

°) Rg2 = 20000 Ohm.

°0) Rg2 = 34000 Ohm,

*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
- *%%) one valve - eine Rohre - un tube - één buis - una vélvula

15/3-"41

*) vide pag. 0633/2
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PE 06/40

Characteristics
Kennlinien

PHILIPS%EMISSIUN

;" LF class

PHILIPS
PENTODE

B amplification (one valve)
{3 NF Klasse B Verstirkung (eine Réhre)

Caractéristiques : BF classe B amplification (un tube)
Karakteristieken: ! LF klasse B versterking (cen buis)

Caracteristicas :>BF clase B amplificacién (una vélvula)
Wa Q—
wo'¥)
50 V! I éO‘O'Vl | ! /! for PE 0670]
A= -
Vgl= -45v / 2(%)
p Vg2=300V 1
Vg3= 0V 3 "
Ra=15000 4
30 Raa=60005 / 75
/ [ A 55
Pl
20 & ‘. Prwa 50
10 — 25
01 = - — i 0
B (o) 5 e
IgZM fa-
100
d Wg2 (W)
75 £ 75
7
7 d(%)
yd R
50 = wdid'l 5 5 \
//
e P /'
25| N L 25 25
o = | < “3?
0 T ' 0 0
7 20 20 0 Vghiv, -
38055
15/3-'41 5366/4




PHILIPS PE 06/40
PENTODE
~ PHIHPE%EMIESIHN
Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristieken: HF klasse B telefonie
A\ Caracterfsticas : AF clase B telefonfa
¥ e S AEw
wo (¥) Wa2 (w)
50»:0340 SRR E T 5
HEERRER EEEEEES
Va=600y 1]
40 Vgi=—40V 4
=250V
93=0V 7/
30 3
il A 2
ot & A
10 = - 1
e b af
mA) Iant (mA)
300
1 Va=600V
Ig2 1=~40V
A o0
74
0 100 pa Lo T 200
7 e
7
l/' = 4
S5 50 1 - = 100
2 ot
‘4«\ = u
—. 0 o8
0 0 20 30 (V) 40
Ison
15/3-41 5366/5




PE %/40 PHILIPS

PENTODE

PHIUPE%EMIBEIDN ~

Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristieken : HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonia

two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vilvulas g
WW’Z (W} A:5m
Wz 35010
i Tlr PE 06/40
Va=600V
G d _
2=0V tHHH I
50 mHSZ
L il
-~
25 >
~
0 == o — £
(jEmE! 0 PR,
; : Tant (4)
: : 1250
{ T T Wi
T Va =600V I
e o v
H—+ -1 Vg2=250V 200
S gs=0V »
:: /’l 45k i
Ig2 ] 150
(MA) : EH —
I, i
50 A 100
25 = 50 ,
P LS = & | —
0 I
0 70 20 30V~ V) e
15/3-"41

5366/5 B8



PHILIPS

TETRODE

~ DHIHPB%EMSSIBN
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.

- Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente

*) per unit - jede Einheit

QQE 04/20

== 6,3 V*

~ 08 A*

~ 500 mA*)
= max. 400 V

= max. 250 V

= max. 7,5 W?*)
= 0 W *
= max 2,5 W ';
A 7

~ 3 mA[V?Y)
= max. 60 mA?*)
A 3,8 pF*)
~ 7,5 pF*
~ 0,05 pF *)
= max. 100 V

- chaque unité - per eenheid - cada unidad

max51 ]
-~ a a ,-42—1;% |
=iy
Ll
g2 5
g -g1 %‘g
o
A:
kt ff
o JE45!
1/10-'43 4339/1



QQE 04/20 PHILIPS

TETRODE

PHIlIPS%EMlESWﬂv \

Characteristics : )
Kennlinien / (
Caractéristiques : > Ia-Va; Ig2-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas :

per unit - jede Einheit - chaque unité - per eenheid - cada unidad <V

J9902

Va(v)

800

104
2

s
07

=

ov

D
?
! H
H
[ U
I L
EiE s
\ i
Sit =
~ [ -
™ \ AR Y
— AN 1 ol AT
e Y i I
B \ Y o
~-. N1 I i |
=T =X
] o = e G 3 L
LS

1/10-'43 4339/1



PHILIPS QQE 04/20
TETRODE
-~ -nmups%zmssmn
Characteristics :
Kennlinien 3
%‘.?Jf&";ﬁ.""&% s
_ Caracteristicas =
Ia
12 (mA)
. 250
Va=400V 200
QI N
7R
T a1,
150
7 ]
/
/
/
7/
i Vi 100
/
AWV
-~
/ 50
/
4 y
/ IEEE
pdmrsss e
N\ = = et e e T
e = = o e o i B S 0
=70 ~60 =50 -40 30 =20 =10 0
ng(‘/) Je462
1/10-'43 43392



QQE 04/20 PHILIPS

TETRODE

PHIlIPS%EMISSIUN W

Characteristics : H.F. class C telegraphy (self excited, two valves)
Kennlinien : H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt. zwei Riéhren)
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie (auto-excité, deux tubes)
Karakteristieken: H.F. klasse C tel e (zelf-geéxciteerd, twee buizen)
Caracterfsticas : A.F. clase C telegrafia (autoexcitado, dos vélvulas)

A< 10m V”
s £ 3 8 % % BN 8 &,
E f
e 2 2 o © :
=S R e - e
3 i3
¥ ]
&
=
1 )
T
& Wy
o
i o
! |
! !
{ T I
\ ! §
i T 1 )
\ Y 1 - uE
/ I > -
\ i BN
i
|V
9 ~
A WA A
L\
N
=l
Y -
= )
§§~§-§ § 3 8

1/10-43 4339/2



PHILIPS
TRIODE

Use

TAL 12/10

FHIHPS%EMISEIDN

: H.F. amplifier (forced aircooling)

Verwendung :
: Amplificateur H.F. (refroidi par air forcé)

Utilisation
Gebruikswijze:
Empleo g

Hochfrequenzverstirker (mit forcierter Luftkiihlung)

Hoogfrequentversterker (met geforceerde luchtkoeling
Amplificador de A.F. (refrigeracién forzada por aire

Cathode : Tungsten, two phase filament
Kathode: Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden
Cathode : Tungsténe, filament biphasé
Kathode: Wolfraam, tweefasen gloeidraad
Cétodo : Tungsteno, filamento bifdsico

= 22,0 V
~ 39 A
~ 8 A
= max. 4 kW
B 4,2 kW
~ 22
~ 7 mA/V
~ 2 pF
~ 26 pF
~ 22 pF
Va max
A MHz
Telegr. | Mod. Val
60 m 5 12 kV | 10 kV
15 m 20 10 kV 8 kV

n
; s
a S
g S
LT o
1/10-43 3602/1



TAL 12/10 PRILIPS

TRIODE
PHI[IPE%EM!EEIUN

Characteristics
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
Ia{a)
10 m:.rzi
9
i
]
o
8 5
P
-
4 PN
>
, A
i
/ /
5 A
4
/ N\ i Ig(A)
A 2
/
/
4
"
Rt/ 15
X 4
\h
N
9 \ ,/ , £ 1
VO A t Y
N A L Iy
\\‘,@’) ,/ / /' N
£ £ {
j '\‘ > Mf ‘(/ l,/ // 74 ,J w
2~ A1V T AL 7
b4 20N T PADd T
A T 07 7| P A 7
o2 1= e LA A A 0
g 3 10 15 Va(ky)

J5817

1/10-'43 3602/1



BRILIRS TAL 12/10

TRIODE

~ puuws%&mssmu

L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
A L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 10 8 kV
Vg ~—375 ~—300 v
Ia (Vgp = 0) 0,5 0,34 A
Ia (Vgp = max.) 1,73 3,2 A
Ig (Vgp = max.) ~ 0,12 ~ 0,35 A
Vegp ~ 550 ~ 650 04
Veg'p ~ 1100 ~ 1300 v
Wi 17,3 25,6 kW
Wa ~ 5,7 8,0 kW
Wi ~ 66 ~ 230 w
Wo 11,6%) 17,6°) kW
Ra 3070 1400 ohm
Raa 12280 5600 ohm
7 67 69 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
HLF. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
A > 60 > 15 m
Va 12 10 kV
Vg ~— 0,7 ~— 0,6 EV
= 9 Ia 1,21 1,45 A
Ig ~ 028 ~ 026 A
Vg~ ~ L1 N 1,05 kV
Whi ~ 300 ~ 275 W
Wi 14,5 14,5 kW
Wa 4 4 kW
Wo 10,5 %) 10,5 *) kW
~~
9 72,5 72,5 %

1/10-43 *) vide pag. 0633/2 3602/2



TAL 12/10 PHILIPS
DIODE
nmups%zmssmn
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonfa
i > 15 > 15 m
Va 8 6 kV
Vg ~ —0,3 ~ —0,19 kV
Ia 0,75 A
Ig 0,26 1) ~ 0,35 1) A
Vep 0,325 ~ 0315 KV
Whi ~ 0,171) A 0,22 1) kW
Wi 6 kW
Wa 4 + kW
Wo 2%) 2%) kW
% 33 33 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
A > 60 > 15 m
Va 10 8 kV
Vg ~ —08 ~ —0,7 kV
Ia 1 1 A
Ig B 0,44 A 0,325 A
Vep A 19 1,15 kV
Whi ~ 0,53 ~ 0,375 kW
‘Wmod ~ 5 ~ 4 kW
Wi 10 8 kW
Wa 2,3 2 kW
Wo 71%) 6*) EW
7 i 75 U
1/10-’43 *) vide pag. 0633/2 3602/2



PRI TAL 12/10

TRIODE

~ : PHIlIPS%EMIEEIﬂN

Characteristics H.F. class C telegraphy
Kennlinien H.F. Klasse C Telegraphie
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie
N Karakteristicken: H.F. klasse C telegrafie
) Caracteristicas A.F. clase C telegrafia
A:>15m
Wa
wo W) 7(%)
TRL 12/
I
L
= Va=10KV o
Vg=- 100)’4 A
Vgp=1050V & I
. s
A : 7
5 > 50
vt , ™. b~
7
Vil
AA | 1A
P
7
3 Etd .
—— Y Vgp ¥y lﬂbl‘(%)
\ It
1964)1 \ P ant- ant(4)
5 0. 1
4l
\ 1
\ ’ 152 73
N \TTY
\ v
05 1 / /1 5 a5
¥ i AT I\ Iq
4 7
\
-~ za
>
0 0 ==anil mbr g
0 400 800 1200 Vap (V)
4405/

1/10-'43 3602/4



TAL 12/10 PHILIPS

TRIODE
PHIHH%EMISEIUN

Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas : A.F. clase B telefonia

A:>15m
a(w)
10,
75 7
Ve / | A
| /’
5 ;
|
[ A —
1 1 L Tt
25 =TT pizg
1 :
0 = I
00 Yo ()
II;(A) /ﬂ/ Jant (4)
mbr (%)
1 e A 10 1
\ A
A ant
V|
X L d
05| A - 505
. P \.‘\
- “ = A,
V. b =
G
o i - tHo
0 200 400 600 Vgp(V)

1/10-43 3602/4
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PHILIPS TAL 12/10
TRIODE
PMUPS%EMISBFUN
Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telepbony
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B tclefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonfa
2:>15m
Wa
W)
- TR
y 7o
Wr=T190V I pd
| A
5
] u T—Wal |
1 1 v
D
L -
0 =
Z 640 Vap {
Ia(A fant (A)
Ig(A) mbr(%)
¢ @ —F ¥ !
Cr1a
X t “
\\
\‘\ L
o5 1 N . 5 05
s \‘
- \‘ fadecd
\\
N
N »
7
. - mbr :
o 0 = )
g 200 400 600 Vgp(V) e
1/10-43 3602/5



TAL 12/10 PHILIPS

TRIODE
FHHIPE%EMIEEWN

Characteristics H.F. class C anode modulation
Kennlinien : H.F. Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation d’anode
Karakteristicken: IH.F. klasse C anodemodulatie
Caracteristicas A.F. clase C modulacién de énode
A:>15m
Wa
e lew) (%)
l 100
Va=8kV 7
Vg=-700V Wel| 1]
Vgo = 1150V Yy
5 '/' , w
4 /]
Y 4
A4
=
- j/ —— Wa
4
I
0 0
piae
{;ﬂ : ant(A)
mbr (%)
| N 10 1
p.d 1
N y 4
¥ 5 bttt 1
A, A 1
¥
4
A\ V.84
g5 \ 5 05
y.Vi Ié.
7.4 N i
4
/ 7 2
Nl 7
b
A
0 = mbr T T 10
0 400 800 1200 Vgp )
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PHILIPS TAW 12/10
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o punws%&mssmu

Use : H.F. amplifier (watercooled)
Verwendung : H.F.-Verstirker (wassergekiihlt)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (refroidi par eau)

~ Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoeld)
Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)
Cathode : Tungsten, two phase filament

Kathode : Wolfram, Zweiphasen-Heizfaden

Cathode : Tungsténe, filament biphasé
Kathode : Wolfraam, tweefasen gloeidraad
Catodo : Tungsteno, filamento bifdsico
= 22,0 V
~ 39 A
A 8 A
= max. 7,5 kW
= 10 kW
% 22
~ 7 wA/V
~ 2 pF
~ 26 pF
~ 22 pF
Mod. Val
60 m 5 12 kV | 10 kV
15 m 20 10 kV 8 kV
Vol. aq. = 12 l/min
To—T; = 9°6€ e
Tymax = 60°C a
I o
e
&)
™
]
7o a S
I
I
|
g S}
; Q
- e
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TAW 12/10 PHILIPS

TRIODE
uuuws%&mssmn -
Characteristics
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracteristicas : )
R=a(4)
10 TAW2[10
9
9 P {
= 4
A
/
Z TR
/
JLA M
6 N
A3 I
A
4 /
S/
Igla)
7
g 2
4 e
3y - 15
AP 4 o
ALY S R
Vi ;
) AW/ / DY o 1 W
2O e/
7 \{ \ W // . - 4
A \\ L
i N A’ /J / ,/ / L /' [ £
744 £ / // /'1 // - - Qs
A A7 i Vs P
A Wi AN P ,/ L L
0 I A T : | 10 A
0 5 { o 5 Valky)
FB047
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PHALIRS TAW 12/10
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L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstiirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
‘
Va 8 kV
Vg ~— 300
Ia (Vg~ = 0) 0,34 A
Ja (Vg~ = max) 1,8 A
Iz (Vg~ = max) ~ 170 mA
Vg~ ~ 500 A
Vgg~ ~ 1000 v
Wi 14,4 kW
Wa 5 kW
Wg ~ 85 w
Wo 9,4%) kW
Ra 2440 Ohm ’
Raa 9760 Ohm
" 65 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegrafia
a >60 >15 m
Va 12 10 kv
Vg ~—100 ~—600 v
Ia 1,7 1,7 A
——ry Ig ~ 035 ~ 028 A :
Vg~ e 1,1 ~ 1,07 kV
‘Whi ~ 385 ~ 300 5
Wi 20,4 17 kW
Wa 5,4 5 KW
Wo 15%) 12¢) kW
- 7 73,5 70,5 %
15/1-'42 *) vide pag. 0633/2 3601/2
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i -~
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa
T —
i >60 >15 m
Va 12 10 kV
Vg ~—A435 ~—360 Vi
Ia 0,93 1,0 A
Ig ~ 0,351) ~ 0,351) A
Vg~ N 285 N 245 A
Whf ~ 2001) ~ 1701) w
Wi i 10 kW
Wa 7.5 6,7 kW
Wo 3,7%) 3,3%) kW
7 33 33 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de dnodo
a >15 m
Va 8 kV
Vg ~—100 v
Ia 1,0 A
Ig ~ 0,325 A
Vg~ s 1150 v —
Whi ~ 0,375 kW
Wif ~ 4 kW
Wi 8,0 kW
Wa 2 kW
Wo 6°) kW
" 5= %
h .
*) vide pag. 0633/2 3601;2



PHILIPS TAW12/10

TRIODE ;
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Characteristics : L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien ¢ N.F. Klasse B Verstirknng (eine Rohre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
Karakteristicken: L.F. klasse B versterking (één buis)
Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
4 fkw)
£,
“HE TR
Va=8000V yi 2%
Vg=—300V Vi
. Ra= 24400 7 i
Raa=9/60.10 /r
3 y . 75
|t N./’
Lt / w
2 . i 50
B A
—— /,-
1 PV 25
// /'
Ol =] 0
¢ 0% 56 5EVgh V)
Ia(4) IgimA)
7 200
I
P
P’
A d(%)
05 100 10
P ,
/’
B — 5
o | L st 1,, s
0 =T il 0 @
0 200 400 600 VglV)
38054
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PHILIPS
TRIODE

. Characteristics : H.F. rlass C telegraphy
Kennlinien .F. Klasse C Telegraphie
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie
Karakteristicken: H.F. klasse C telegrafie
Caracterfsticas : A.F. clase C telegrafia
>15m
< ) 2%
20 el
Va=10kV 7
Vg=-600V EE==
Vgp = 1070V A
10| 7 P A 50
/V
A g 1 b a1
~ ———t
/ P
0 i ' 0
I
200 Vgo W)
T
Lant | [
1a(4) Jant(A)
Ig M) \ mbr(%)
e % T
\ 13
> |
Y. I
\ L H
/ A i
05 1 A 5 05
£ i A // lg
N 7]
N A
Y o~
= mbr ]
i .0 L4 1110
0 400 800 1200 Vo V)
44055
3601/3
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Characteristics : H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Teleplmme
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas : A.F. clase B telefonfa
zg (kw) A:> 60m
Z
' Va= 8000
Vg==-290 i
I
|
f
5 il
} B e
&
0 f
{ zv -a\ N 1
. 8 Jant(4)
2 5
a 4
Ig(A) 7
t
' 4
1 i 10
'J, ';
05 A A 5
2 I
d
e 0
0 200 400 600 Vgn(v) 800
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Characteristics : H.F. class C anode modulation
Kennlinien H.F. Klasse C Anodenmodulation
Caractéristiques : H.F. classe C modulation d'anode
Karakteristiecken: H.F. klasse C anodemodulatie
Caracteristicas A.F. clase C modulacién de énodo
A:>15m
Wa
Wo (iw) 2(%)
10 TAR ﬂ@mo
Va=8kV ¢
Vg=-700V W
Vgp =1150V /
5 va A 50
;4 /|
/ 7.4 |
l, i
- j;-r‘.'\ s BN
A :
0 I 0
200Vap
{5#” ' ant(4)
mbr (%)
1 N e o 1
. o ]
N % B
N\ Az i | ||
A\ 4
7
4
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05 \ 5 05
/ Tt
gd N il
34
4 /
N1/
>
N
= ~N JF
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0 400 800 1200 el
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Characteristics H.F. class C telegraphy (controlled, two valves
Kennlinien : H.F. Klasse C Telegraphie (gesteuert, zwei Rithren
Caractéristiques : H.F. classe C télégraphie (commandé, deux tubes)
o Karakteristicken: H.F. klasse C telegrafie (gestuurd, twee buizen)
Caracteristicas A.F. clase C telegrafia (mandado, dos vélvulas)
A:<10m
23 8 9 R S
g 8
=]
§ § ] § 3 )
o 8
SH- e S S
| X
| i
£
I ~
N
|
]
1
i
53
1
1 {
| |
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\ i\
PN \ A
\ H
N
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P T | 9 5] = : o S
Q
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ﬁ

Use : Modulator, HF amphﬁer ( watercoolcd)

Ver d : Modul HF V.

Utilisation  : Modnlateur, amphﬁuteur HF grefrmdx A l'eau)

Gebruikswijze: ver

Empleo £ Moduhdor, -myhﬂcador AF (refngerado por agua)
) Cathode : Tungsten

Kathode: Wolfram
Cathode : 'I\xx:?uténe
Kathode: Wolfram
Cétodo : Tungsteno

ararrninal
S

15 m 20 12 kV | 10 kV

Vol aq 20 1/min
Ty-Ty = 14°C
Ty, max = 60 °C

e .

a 4

= e
™) = |
BN L

g A =

76

P 60

£ f 7

15341 36311
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Characteristics ¢
Kennlimen 3
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas :

35016
A B/ ]
25 Va(kv)

10

fe
¢

N
<]

LIF
A
M,
=

IgmA) Ia(mA)
#400 7000/
1200 6000
1000 5000
800 4000
600 3000
400 2000
200 1000
0

1600 8

15341 3631/1



PHILIPS TA 12/20
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HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonfa
P
A >15 >15 m A >15 m
Va 12 10 | kV Va 12 kV
Vg ~—600 |~—500 | V Vg ~—200 v
Ia 2,7 2,71 A Ia 1,54 A
Ig ~ 04~ 042 A Ig ~ 0241)f A
Vg~ |~ 1800 |~1600 | V Vg~ |~ 435 v
Whi - j~ 720 |~ 670 | W Whi |~ 2109 w
Wi 32,4 27 kW Wi 18,5 kW
Wa 10,44 9 kW Wa 13,5 kW
Wo 22 18 |kW Wo 5,0%)] kW
7 68 67 | % 7 27 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de énodo

A > 15 m

Va 10 kV

Vg ~ —900 :,

Ia 1,4 A

»‘“\ Ig S 0,5 A
Vg~ | ~ 2100 v

Whi |~ 1050 w

Wi ~ %) kW

Wi 14 kW

Wa 4,5 kW

Wo 9,5%)] kW

A 7 68 %

15/3-"41 *) vide pag. 0633/2 3631/2
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken : HF klasse B telefonie

Caracterfsticas : AF clase B telefonfa
Wa A >1m
Wo (kW) 24874
TA ’2/20 » 'x 11
H =
. - Wa
15 Va=12kV -
Vg=—200V Lt
Pl 7
P A |Wo
10 >
- <
=
5
> o
-
-
0 = :
HEn 250 500 750 - Vg (V)
I t
B i j o fant(A)
25 B s
Vas12kV Vd
Vg=-200V
20| - > 20
L lant ]
LA~ P
15 P — & 5 .
- “ Ig(m#)
l, &
10 f o - 5110 250
5 | ]
A P "
05 > o : 55105
4 -
’/ !
e
ol =] 0
Pt 250 500 750 VglV)
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Use : H.F. amplifier (watercooled)
Verwendung : Hochfrequenzverstirker (wauaer ekiihlt)
Utilisation  : Amplificateur H.F. (refroidi a lenug
Gebruikswijze: Hoogfrequentversterker (watergekoeld)

™ Empleo : Amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Cathode : Tungsten, three phase filament

Kathode : Wolfram, Dreiphasen Heizfaden

Cathode : Tung fil: triphasé

Kathode : Wolfram, driefasen gloeidraad

Cétodo : Tungsteno. filamento trifdsico
WE S iicion b 5mdss, i &1 i -ie e e 90e = 49,0V
If, GRS S v e R W A 3x50 A
I8e e o v ¢ vioam v o wn ~ 25 A
Nl aFve Wia 5 6o s @ 008 @8 =40 % 5 8- = max 15 kV
WR6 o e on e e e S S T e = max 18 kW
Wits o5 o s i e e e el ae = 20 kW
P SR T S N e e e R ] 25
S (Va = 12 kV, = 1,0—1,5 A) . as 15 mA/V
Cat o v ve ey me e Ex e v o s A~ 4,5 pF
Cfg o o 0 00 0 v e T e e G ~ 60 pF
Cag s voois 0 @ 08 @ e e e wie ~ 25 pF

1 | Mz Va max

15 20 | 15 kV 12 kV

Vol aq 20 l/min
T,—T, = 13°C
T,max = 60°C

- >

19 -1

Apt =
f. W ‘ ; ::]

| :_2@'_4_‘

5 1 LE«::B:.:“ ==
e 1 § == J

i 53 arser

15/1.742 3651/1
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TA 12/35 PHILIPS
: TRIODE
PHILIPS EMIGSION
\ g
Charasteristics
Kennlinien s
Caractéristiques : 1a-Va, 1a-V,
Karakteristieken : 5 ot
Caracteristicas
|
MAYH g g
-~
=
2]
\
D \ S
X
S}
\
\ \ §
@
= \ \
\ \ Ho
e
V@
\ [}
h AY
a / )
[INATI[=Y
> 18
g miTA S
N I =
ol ]
P ARYAV | _—
\ ]
== \ -
/a8
NN 2 N N
N
=N VEEA N N
{1 N N N/
NS ™ NS 7 N —
o - - =3 X
— = S {
X E + [T+ A
B Q
IS § Q [S) B )
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L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
~~ L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos viélvulas)
Va 12 kV
Vg ~ —450 ¥
Ia (Vgp = 0) 0,8 A
Ia (Vgp = max.) 5 A
Ig (Vgp = max.) ~ 0.7 A
Vgp 850 ¥
Vegg'p ~ 1700 Y-
Wi 60 kW
Wa ~ 20 kW
Wif ~~ 0,6 w
Wo 40 %) kW
Ra 1375 ohm
Raa 5500 ohm
Ul 67 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
A.F. clase C telegrafia
A > 15 > 15 > 15 m
Va 15 12 10 kV
Vg ~—900 ~—T100 ~—600 '
5\ Ia 4 4,25 4,25 A
Ig ~ 450 ~ 4175 ~ 475 mA
Vgp ~ 1550 ~ 1350 ~ 1250 N
‘Whi ~ 700 ~ 640 ~ 595 w
Wi 60 51 42,5 kW
Wa 18 16 13,5 kW
Wo 42%) 35%) 29 *) kW
A
n 70 69 68 %
1/10-'43 *) vide pag. 0633/2: 3651/2
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H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
HLF. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonfa

PHILIPS
TRIODE

A > 15 > 15 > 15 m
Va 15 12 10 kV
Vg ~—500 ~—400 ~—315 ¥
Ia 1,75 2,2 2,65 A
Ig A~ 300! |~ 350! |~ 3801 mA
Vgp &~ 500 ~ 470 ~ 440 v
‘Whi A~ 3001 |~ 3301 |~ 335Y w
Wi 26,2 26,5 26,5 kW
Wa 17,7 18 18 kW
Wo 8,5%) 8,5 %) 8,5%) kW
” 32,5 32 32 %

H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
HLF. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
2 > 15 > 15 m

Va 12 10 kV

Vg ~—1000 ~—900 ¥

Ia A

Ig ~ 550 ~ 600 mA

Vg~ ~ 1650 a 1550 v

‘Whi ~ 910 ~ 930 W

Wmod ~~ 18 15 kW

Wi 36 30 kW

Wa 10 8, kW

Wo 26 *) 21,5 ¢) kW

" 72 71,5 %

1/10-43

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS TA 12/35
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Characteristics L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
~ Karakteristicken: B.F. klasse B versterking (één buis)
- Caracteristicas : B.F, clase B amplificacién (una valvula)
Wa
We )
ZL
2/%)
Va=12kV "
Vg=-450V
200 HRa = 1875.0 o
Raa=5500.0
seagiseaecs)
10 Zsti 50
O] 0
H Vap [
i %
ki 15
N 2 5= 10
1 5
~~
il
o T = == P
0 H I = A 1 0
0 200 400 600 800 Vgp(V)1000
404t
1/10-'43 3651/3
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Characteristics . class B telephony

H.F
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Coractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia
a 1sm
Wa (k) o
50 TA %35
40 Va =15 kV
Vg =-500V
s 2
e Wal
L ot & '/
1l = D
O %0 B0 VL
Iant(A)
Ia i
ms) Iant
Iy
A)
04 4 . a0
> ]
03 3
I/d
02 2 BACasynn el
AWB=
ar- f 2
0 0 = ani
0 250 500 750 Vgl 1000
F7590

1/10."43 3651/3
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Characteristics : H.F. class B telephony
inien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
- Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas : A.F. clase B telefonia
A:>1m
va (kw)
50 ] 5! ] P
: I
- o= 0
. Vg= : Wo 0
30! —
" 2 <EREEED E Wa
10 -
i & ~
= i 5
0‘1 50 ] 50 VanV)-H0DO
ant (A)
I & Foi:
) A
E=n v A 20
A 7
05 5 i Epaee L
g AT
A 2 1 & E-—
0 o &
0 250 500 750  Vg(v) 1000
I7591

1/10-43 3651/4







PHILIPS
TRIODE

~

Use

Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker (wassergekiihit)
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F. (reﬁ-oidi & I'eau)
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfreq (w: koeld
E: 1 : Oscilad:

TA 18/100

PHIHPS%EHISSIHN

: Oscillator, H.F. amplifier (watercooled)

amplificador de A.F. (mfrigeradoo por agua)

P

L i s e G R S B AT £ e 330 V
1> S L sk FaRiE R e o Rs e A0 207 A
EERE S A T T M s e TR e 50 A
s 1V e st SRR R N e A T e S = max. 70 kW
b, T A e A e = 85 kW
TTHS SRR AR R SR S B 8 N TR R . = 45
S (Tt B0 AN e e ey e ~ 20 mA/V
o e o e o ~ 3,8 pF
e e O e T e e o ~ 52,3 pF
R R T R e e e Y S T R S e A 70 pF
Va max
i MHz
Telegr. | Mod. Va
15 20 20 kV 12 kV

Vol. aq. 80 l/min
Tl = $4-%C
Tomax = 60 °C

Cathode : Tungsten
Kathode: Wolfram
Cathode : Tungsténe
Kathode: Wolfraam
Cétodo : Tungsteno

1/10-'43

3701/1



TA 18/100 oL
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Characteristics
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Vg, Ig-Vg
Karakteristieken :
Caracterfsticas ~
Bp) -
SOrrcpion
A
X
By,
4
DA
1A
o
X
7S
A A
&7 up
717
%A
4 {§
i ATLY,
7 /| 4
A
/
'
A
A
7 &) L
V. —0 5
4
AV 4
A, xa
v & 474V, -{" 1 125
A G v
7 7 /
= A mv‘jﬁﬂl’ | A g
oLl = S BT 0]
-500 0 500 1000 W)
28845
3701/1
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H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
P H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegrafia
2 hm 150 hm 150 hm 150
Va 20 18 15 kV
Vg ~—900 ~—800 ~—650 v
Ia 9,0 9,2 9,5 A
Ig 1,6 ~ 1,5 ~ 1,7 A
Vg~ ~ 2100 A~ 2000 ~ 1850 v
%hf ~ 3,4 ~ 3,0 ~ 3,1 kW
i 180 165 143 kW
Wa 50 50 48 kW
Wo 130%) 115%) 95%) kW
n 72 70 66,5 %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
AF. clase B telefonia
A hm 150 hm 150 hm 150
Va 20 18 15. kV
Vg ~—250 ~—250 ~—250 ¥
Ia 43 4,0 4.0 A
Ig ~ 29|~ 25|~ 25 A
Vg~ ~ 600 ~ 600 ~ 600 v
Whe ~ 30|~ 30|~ 30 kW
Wi 86 72 60 kW
Wa 55 44 37 kW
Wo 31%) 28%) 23%) kW
_——
9 36 39 38 %

1/3-40 *) vide pag. 06332 3701/2
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class C, anode modulation
Klasse C, Anodenmodulation
classe C, modulation d’anode
klasse C, anodemodulatie

clase C, modulacién de dnodo

I alatala
g g ey g

A hm 150
Va 12 kV
Vgl ~—600 v
Ta 4,5 A
Ig ~ 1,6 A
Vgl~ ~ 1800 v
Wh ~ 2,9 kW
Wi 27%) kW
Wi 54 kW
Wa 16 kW
Wo 38%) kW
7 70 %

1/3-40 *) vide pag. 0633/2 3701/2



PHILIPS TA 18/100

TRIODE

”~ pumps%nﬂssmu

Characteristics : H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, téléphonie
- Karakteristiecken: H.F. classe B, telefonie
” \ Caracterfsticas A.F. clase B, telefonfa
Wa (kW) 2:hm 150
gg 35013
| N O 1 I TA wa
Va =20kV L
Vg: -250V
100
75 4
Vi
50 ZamEE
- 7
>
25
B
0=
5 Vg
En )
10 20
o =%y i
g £y A 1 lﬁ
PP 15
P 4 3
ALY
5 3 10
v
¥
Vod
N 5
. 1t
pd =
0 —
0 500 1600 500V ~v(V)

1;3-40 3701/3



TA 18/100 PHILIPS

TRIODE
PHI[IPE%EMISSIUN

Caracteristics H.F. class B, telephony
Kennlinien H.F. Klasse B, Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B, telephonie
Karakteristieken: H.F. klasse B, telefonie
Characteristicas : A.F. clase B, telefonfa

ha 4% hm 150
M (kW) J5014
125 TTTTTT]
7A 1800
Va = ’8 kV
100 @ ="250V
‘ i3
/,
75 V4
,l
7
50, Z f’
P & /
y /
25 = P
P
B i s
Ig (:g Lant(A
20
Va=18 kV -
Vg=-250V
a 15
/l B
/'
8 pav 0
EEr Zas = 5
/'4 ] = 3
0 == 5
o 500 1000 1500Vg (V)

L 3701/3



PHILIPS TA 20/250

TRIODE

~ pnuws%mssma

Use : Modulator, H.F. amplifier (watercooled)

Ver d : Mod , HL.F. -Verstarker (wuurgekﬁhlt)

Utilisation = : Modul idi a I'eau

Gebruikswijze: Modulator, hoovfrequentversterker (water gekoeld)
-~ Empleo : Modulador, amplificador de A.F. (refrigerado por agua)

Filament : Tungsten
Heizfaden : Wolfram
Filament : Tungstine
Gloeidraad : Wolfram
Filamento : Tungsteno

Vs vomanldn ves biasies ois . o= 3BV
ARG A BRE Ao ae o S WA 3% 1% e B e 420 A
B8 aie bive 3o et ol g ow wilel s wiie shiew ~ 100 A
Wa 'y e swa o o 9 g 5.8 8@ 58 v« s . = max 130 kW
Wt s aic 59 T « e v e s e = 140 kW
Wu........ ....... e« .. = max 100 kW?*)
@l CSARRITE 8 4% 8 W e . P e e e e . RS 45
S(Ia=5A)...... s e b v RS 25 mA/V
- TR VPR S RTAIR J T P 5 pF
GRS e o' et e e e TR 65 pF
Cag ¢ vt v v it i s e e e e 7 70 pF
I Va max
4 e Telegr. | Mod. Va
100 m 3 20 kV 12 kV

Vol aq 130 l/min
T,—T, = 16 °C
Ta max = 60 OC

24866
- when used as modulator — bei Verwendung als Modulator — dans
r

p — bij gebruik als modulator — en el
1 dulad

P como

1/3-40 3741/1
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PHILIPS TA 20/250

TRIODE

- PHHIPS%EMIESIUN

Characteristics
Kennlinien :
Caractéristiques : Ia-Vg; Ig-Vg
Karakteristieken :
— Caracterfsticas
Ia(A) 24880
25— - - —
u?%s0 . ! el_l
v}-:";’l
/
_#:tl /
20 >
J
I
1
I / ,l
e IA)
X
S
l” /
15/ Y &
* o
S
SHt S/
~ L ¥ 5
Sl NI
SHIY 9,
10 R TATR AN AT 4
Rastacds AV
;\."‘%\— II” / :
R v 11/ 7
o 11 3
/ / ¥ / /
“ 1i 7 f
Jird 1 / / /
5 1T 2
/ 74
/ 1' / /1 L/ ]
111771 6KV ;
4 r// E2
A /| /1]
GIII NI I APE amm Ll
AL LS i
0 A A A I 58 8 0
+ =500 0 ' 500 valv) 1000

15/3-’41 3741/2



TA 20/250 PHILIPS

TRIODE
pmups%mmsmn
HF class C telegraphy HF class B telephony
HF Klasse C Telegraphie HF Klasse B Telephonie
HF classe C télégraphie HF classe B téléphonie
HF klasse C telegrafie HF klasse B telefonie
AF clase C telegrafia AF clase B telefonia
i 150 150 >15 |m i 150 150 >15 |m
Va 20 e i 12 | kV Va 20 17, 14 1 kV
Vg |~—900 —800 j~—500 | V Vg |~-300 -250 |~—150 | V
Ia 16,5} 16, 16 | A Ia 9,3 9,5] A

9,
Ig | 4| 4|~ 3]A Ig |~ 42~ 5|~ 51| A
Vg~|~ 2400 |~2300 |~1700 | V Vg~|~ 870 |~ 880 |~ 800 | V

Whf |~ 10 |~ 9 |~ S51jkW Whf |~ 7,3~ 88l)l~ 81 kW
Wi 330 290 192 |kW Wi 186 168 133 |kW
Wa 80 80 67 kW Wa 126 111 93 |kW
Wo 250* 210* 125*)i kW Wo 60* 57* 40*)| kW
7 6 25 6 |%| |% 32 34 30 | 9

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de énodo

i 150 >15 m
Va 12 10 kV
Vg ~—900 ~—>600 v
Ia 8,5 8,5 A
Ig m m A
Vg~ | &~ 2100 A~ 2000 ¥
Whi ~ 84 | ~ kW
WIf ~ 513) |~ 4259)| kW
Wi 102 85 kW
Wa 37 29 kW
Wo 65*) 56 *) kW
7 64 66 %

15/3-'41 *) vide pag. 0633/2 3741/2



PHILIPS TA 20/250

TRIODE

~ pumps%mmsmu

Characteristics H.F, class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie
p— Caracterfsticas A.F. clase B telefonia
Wa A: 150 m
Wo (iew) 24879
300 % - i }
1]
M_.—_
Va= 20kV /
200 Vg=~300V 7
I
+
Bt Wa
100 11
L A
2
=
0 =
B 500 1000 1500 111 Van(V) T
g™ Lty
Va= 20kV
20 Vg=-300V " > 100
H 4 =t [a 1
L .
~ m
10 7 50
7 4 7~
Ig H
2 7
>
=
0 0
0 500 1000 1500 Vgn(v) 2000

15/9-'40 374173



TA 20/25,0 PHILIPS

TRIODE

PHIUPS%EMISEIUN
A4

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas A.F. clase B telefonia

wg(k“’) : A:150 m o
-7—2%’51 L/ E 1]
l'
Vi
200 my
Va=175kV 7
Vg =-250V 'J'
4
—t "~
1l
» I~ Wa 11
0 =
500 1000 1500 VA
Tant(A
B "
Jant +| 125
Va=175kV
20 Vg=-250V 00
a1
!
i 1
75
»
10 ” 1sp
Y 4
- Jg -
) 25
o
0 11 0
0 500 1000 1500 Vgu(V) 2000

15/9-'40 3741/3



PHILIPS TB 1/60

TRIODE

- leups%smssmu
Use + Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
o Empleo : Oscilador, amplificador A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfram
Cétodo : Tungsteno toriado
AR R WY~ PR R N ledsision g 575 0 = 7,5V
BT TR S Y SRR BTk 18 S A U S o ~ 3.25 A
§ 7B I R S O SRS I AP S R e T T I L T kA A~ 1,5 A
i, S SCESAE S EERN Sk I IS ko (B e S = max. 50 W
War-i4 o o'y i@l -t iimtsi deaw® = 60 W
Ty S PR S 1 B v P o i o €S ~ 10,5
S.?/n = 600 V, JIa = 625 mA). . .. .. ~ 2,0 mA/V
C b gl rebel o 4 Bolarhtee ~ ,75 pF
Clg .. .viu . el ek WS 2,2 pF
VTS AR SR FEE AR G R LT O £ 2,8 pF
| EELREAS SEERE NS SRR e fo Trt R o . . = max. 120 mA
5 AH Va max.
* | Telegr. | Mod. Va
2,5 m 120 1250 1000
1,6 m 188 900 750
1,0 m 300 650 500
max72
9
1146 8
a
| # :
BN
£d N —
" ey
| /|
-~ f 5 35
L 4
34565

15/9-%40 3381/1



TB 1/60 PHILIPS

TRIODE
PHI[IFS%EMISSIBN
A4
Characteristics
Kennlinien 3
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
%
Q
% BEC-ERY gs
S fe - ]
7 \ g
\
LY NI\
N
SEEL
N \
N
. NS
N \
3 N
\
7, T §
3 1
N i
T
<
¥ N g
N RN
Z N N 1
! 3 |
N T
‘\ U §
‘\ 8 'l
N 1 NEH
|| ] N I \\l \ 1
J H
,' g
N N
S NS 1S
1 i HAWE
N N 4
5 3 7 N 1N B o
7 7 \ 9 v
N ! 1 N D
A / &
=8 b L A J — . N ]
_ b N e .
S & S

stk 8 8 B ®Big 8 o

15/9-40 3381/1



TB 1/60

PHILIPS
TRIODE
- nnuws%mssmu
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
4
Va 1000 v
Vg ~ —80 v
Ia (Vg~ = 0) 36 mA
Ia (Vg~ = max.) 160 . mA
Ig (Vg~ = max.) ~ 30 mA
Vg~ ~ 155 X
Vegg~ A 310 v
Wi 160 w
Wa 2x25 w
Wg 4,7 w
Wo 110%) W
Ra 3540 Ohm
Raa 14160 Ohm
7 69 9
H.F. class C telegraphy (two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (zwei Réhren)
H.F. classe C télégraphie (deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (twee buizen)
AF. clase C telegrafia (dos vélvulas)
A 5 m
Va 1250 ¥
Vg ~ —225- v
Ia 200 mA
i Ig ~ 30 mA
Vg~ &~ 385 v
Whi 15 W
Wi 250 W
Wa 100 w
Wo 145 *) W
~ 7 58 %

15/9-740

*) vide pag. 0633/2

3381/2



TB 1/60 PHILIPS

TRIODE

PHIlIPS%EMISS!HN

H.F. class B telephony (two valves)
H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rihren)
H.F. classe B téléphonie (deux tubes)
H.F. klasse B telefonie (twee buizen)
AF. classe B telefonfa (dos vélvulas)

A 5 m
Va 1250 v
Vg ~ —120 N
Ia 113 mA
Ig ~ 53t) mA
Vg~ ~ 145 v
‘Whi ~ 20 4)1) w
Wi 141 w
Wa 100 w
Wo 39*) w
" 28 %

H.F. class C anode modulation (two valves)

H.F. Klasse C Anodenmodulation (zwei Rohren)

H.F. classe C modulation d’anode (deux tubes)

H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen)

AF. clase C modulacién de 4nodo (dos valvulas)

A 5 m
Va 1000 Y.
Vg ~ —320 v
Ia 184 mA
Ig ~ 35 mA
Vg~ ~ 450 v W’
Whf ~ 20 w
Wif B 922) w
Wi 184 w
Wa 66 w
Wo 114%) W
7 62 %

15/9-"40 3381/2

*) vide pag. 0633/2



PHILIPS TB 1/60

TRIODE

N PHIllPS%EMISSIﬂN

Characteristics : L.F. class B amplification
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
Karakteristicken: L.F. klasse B versterking

-~ : Caracteristicas : B.F. clase B amplificacion
one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula
“/
wg(V)
601775 |
Wa 1|
A
= Va10007
Vg- -80V
Ra=35400 /
Raa=14160.0
/ (%)
75
= A Wa ||
20 1—== g 50
10 > 25
- -
0:-- 50 1501 0
o ot
i SP3am
79,
Va=1000V P
N Vg=-80V d%)
Ra=3540.00
50 Raa=14160.0 10
25| = 5
™\ = 1] ] ;q___
— -
0! = L 0
o 50 100 150 Vgn(V)
J6460

15/9-'40 3381/3



TB 1/60 PHILIPS

TRIODE
pmups%zmssmu o
Ch istics : efficiency self excited)
Kennling : Wirkungsgrad (selb gt
Caractéristiq g d auto-excité)
Karakteristicken: rendement ulfgeéxciteer)d)
[ i dimi aut itad
5 two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas \
X o o [~} o <) o
- < 8 8 < 3 S S
S () S
s [w] o
4% 8 % 8§ 8 R B &
g 5 = 3
= *
£ S
E
=
l -
| {
I‘ \
\
\
\ \
t ]
\
\ \
\
\
Y I
N /
X
s |
N
N
N
\
N \
S ll = b g
S
S Sl L —
388 8
S
_«\-ie 5§ RN e

15/9-"40 3381/3



PHILIPS TB 2/500

TRIODE

- — PHIUPS%EMISSIUN

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstiirker
Utilisation : Oscillateur, amplificateur H.F.
— Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathoae : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado
VE Sl bt S S A ey By 12,0 V
el i b i b e e e s i ~~ 7,3 A
§ 07 0 Ee - SR R SHANE SUE R SR e R ~ 5 A
oy AR SEPE e A e R S L) S TG R = max. 300 W
WAL e e s T T R B = 350 W
TERRSE e e o Rty ~ 30 W
S (Va = 2000 V, Ia = 100—150 mA) ~ 7 mA/V
§ TR T S A e maeLete s A . = max. 600
Caf®i i S 37 s A 6 F
CIg i voiidvb st g o EEYE R i LT ~ 12,5 pF
i TR S R E AL SR Shiin o e d e ~ 6 pF
2 MHz Va max
Telegr. | Mod. Va
30 10 2000 V 2000 V
15 20 2000 V 1800 V
1.5 40 2000 V
60 | 1900 v | 1500 V max 48
3 100 | 1700 V !
T
959l _&IV
-+
T
a o
max869 ¥
3
Y
g
9 T Y
g8
T 7
-_— max 39 44029
o e o

1/10-43 3472/1



TB 2/500 PHILIPS

TRIODE

Characteristics : e

Kennlinien -
Caractéristiques : > Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken : S
Caracteristicas
A
I.8
B |
s =,
g
S v
\/mmEL
)|
& \ S
S f S
b N
i}
AN 5
N2
3 I
: 8
N -
- AL
35 A
I
uRE H T
NS D 1 '-"!
- 1 A §
I Ik
1T yAY
< = 3=e=E3= - o’
g 5 :
] - -

1/10-43 3472/1



PHILIPS : TB 2/500

TRIODE-

‘ pm1ws€%§§tmsmnn PRI oo

F. class B amplification (two valves)
.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
.F. classe B amplification (deux ‘tubes)
F. klasse B versterking (twee buizen)
.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)

25

SISl

Va 2000
Vg —50

Ia (Vg~ = 0) 100
Ia (Vg~ = max 600
Ig (Vg~ = max 70

Ve~ 150
Veg~ 300

4
3
£F d24d << BRE <<

=
o
=
4

(<]

lass  C telegraphy
asse C Telegraphie
asse C télégraphie
asse C telegrafie
ase C telegrafia

.F.
F.

B B
e

F.
F.

E

F.

b
e

2 >15 m

Va 2000
Vg A~ —120

Ia 410
Ig ~ 70
Vg~ SF ~ 275

Whe ~ 20
Wi 5 820
Wa 270
~ Wo 550 *)

3/ 67

4444 < BB <<

ES

1/11-40 34722
*) vide pag. 06332



TB 2/500 PHILIPS

TRIODE
pumps%mssmn
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. sse B telefonie
A.F. clase B telefonia
i >15 m
Va 2000 v
Vg &~ —55 : 4
Ia 205 mA
Ig ~ 351) mA
Vg~ N 9 v
Whi ~ 6,31) w
Wi 410 w
Wa 295 w
Wo 115 *) w
7 28 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
A >30 >15 m
Va 2000 1800 v
Vg ~ —180 ~ —160 v
Ia 300 300 mA
Ig ~ 65 & 70 mA
Vg~ ~ 340 ~ 320 ¥
‘Whe ~ 22 Y] 23 w
Wi ~ 300 270 w
Wi 600 540 W
Wa 175 165 W
Wo 425 375 w
7 1 70 %
1/11-°40 3472/2

*) vide pag. 0633/2




PHILIPS TB 2/500

TRIODE
_— A
LIPS ES emissiny
Characteristios : L.E. «¢lass B amplification
Kennlinien : INF. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : BF. ¢lasse .B amplification
— Knuhaunehn M ‘klasse .B wersterking

one valve - eine Rohre - mn tube - een buis - una vélvula

Waw) 7%
5001 " =} 78.2/500]
_jﬁlk 000 4 /M HIH
00 Rk e .
K 175
T
150
- :
100 : HHa2s
0 0
[ 50 06 50— VgniV) -
1
foma) FrE e
. anm
LA
" A FEH 0%
A ’_! y ¢ sls
Jl'
100 78 5
A o . i 2’5
0 & ]
0 50 100 50 VglV) 2

/11240 3472/3



:TB ‘2/500 PHILIPS

TRIODE
FHHIFS%EM!SSIDN

Characteristics : H.F, class B telephony
Kennlinien : 'H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: 'H.F. klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonfa
A:>15 m
wo ™
50057753 T /o
/
900
/ 1]
R i
A
.
- Wi
4
¥ a
1 »:
L~
(4]
‘, 4 g A 4 0
R Tant(mA)
I (m4) 1500
500V dant |
3 I
i I
9 7 1000
- >
300 > ‘
x -
200 A 500
; —
1 =
4
1
4 © = —’i !
0 50 100 150 Vga (V) 203

11140 3472/3



PHILIPS B 2/500

TRIODE

~
FHIUFS%EH!SSMI

H.F. class C telegraphy (self excited, two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt, zwei Rohren)
P H.F. classe C télégraphie (auto-excité, deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (zelf-geéxciteerd, twee buizen)
AF. clase C telegrafia (autoexcitado, dos vélvulas)
2<10m
S o
K ] § 8 e
E ) 8 e ] S
E
-
<
Sie
%
\
\ ©
A\
\
A\ \ -
Al
P N
) \
= N
= N ~
&
P o B
: = = =
= 1 1 .
L] =
=
& g o
=
iel 8 8

1/10-'43 3472/4
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PHILIPS TB 3/100-0

TRIODE
PHI[IPS%EMISSIM
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfraam
Cétodo : Tungsteno toriado
% S e S R R AR AR i = 12,0V
R AR S S S Ve ~ 9 A
1 TN SRR, SRl i R T 1A
b LRGN R e A et g = 500 W (A > 15 m
450 W (4: 15—8 m
400 W (A < 8 m
Wat ............... &= 525
................ ~ 31
S (Va = 3000 V, Ta = 125—175 mA) ~ 8 mA/V
........... : = max. 700 mA
Cnf P i T W s e A 7 pF
Clor v o oG O e e 15 pF
o 1 ay A b il e SRR . ~ 8 pF
Va max
A MHz

43 3000 V 2400 V

w v
BEB
o
S
13
-3
=)
S
<
5]
Pt
)
S
<

100 1800 V 1400 V

1/10-43 7 3501/1



TB 3/1000 PHILIPS

TRIODE

Characteristics ¢

Kennlinien :
Caractéristiques : Ia-Va, Ig-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas
o §
‘5 ] 8 S
s

4000 Vval¥) 5000

-4

T
3000

\
\ \g\
\ Ll
\ \'TH
A \ \
= 1 HIl
\
- \ \ \ AT
59 \
=) \ B
R \
\ AR
\ \ \[Z= &
N\ VS
\ ST igl ||
N \ \ H TR N
N \
\ \ i
\ I R | N
X I 8
\ f\ { R .
\ PN
NEA = 7
N - P
e N\
41 S Y TAN
P A ULHR VA VATA
=+ g N

§§ § g sy < \_I,

1/10-43 3501/1




PHILIPS TB 3/1000
TRIODE
N
PHILIPS EMISSION
L.F. class A amplification
N.F. Klasse A Verstirkung
B.F. classe A amplification
L.F. klasse A versterking
" B.F. clase amplificacion
Va 3000 Y
Vg ~ —14 v
Ia (Vg~ = 0) 167 mA
Ia (Vg~ = max) 175 mA
Ig (Vg~ = max) 0 mA
Vg~ ~ T4 v
Wi 525 w
Wa ~ 395 w
Wg 0 w
Wo 130 %)) w
Ra 8300 Ohm
7 25 %
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 2500 2000 v
Vg ~ —60 ~ —50 v
Ia (Vg~ = 0) 160 100 mA
Ia (Vg~ = max 860 800 mA
Ig (Vg~ = max ~ 50 A~ 55 mA
Com Vg~ ~ 180 ~ 170 o
Vegg~ ~ 360 A~ 340 v
Wi 2150 1600 w
Wa 750 a~ 600 w
Wg ~ 10 ~ 10 w
Wo 1400 5) 1000 5) w
Ra 1650 1270 Ohm
o — Raa 6600 5080 Ohm
” 65 62,5 %
15/1-42 3501/2 - K 833



TB 3/10600

PHILIPS

TRIODE
uumns%&mssmn -
H.F. class  C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegrafia
A
A >15 5% m
Va 3000 2600 v
Vg ~—200 —200 v
Ia 550 1060 mA
Ig ~ 50 N 115 mA
Vg~ ~ 400 A 400 ***) v
Wh ~ 20 ~ 85 w
Wi 1650 2750 w
Wa 450 800 w
Wo 1200 *) 1950 *) w
7 72,5 n %
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonfa
A >15 5 ¢*) m
Va 3000 2600 v
Vg ~ =90 ~ —90 v
Ia 220 445 mA
ig ~ 801) ~ 61) mA —_—
Vg~ 127 90 *o¢ v
g ~ o )  S—
‘Whe R~y 201) P 251) w
Wi 660 1155 w
Wa 460 800 w
Wo 200 *) 355 *) w
7 30 30,5 %
**) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas -
*¢%) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula
15/1-’42 3501/2

*) vide pag. 0633/2



PHILIPS TB ‘3/1.000

TRIODE

—
PHIHPB%EMIBEIDN

H.F, class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F, classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie

N AF. clase C modulacién de 4nodo

% >1s 5 %*) m
Va 2500 2100 v
Vg ~ —250 ~ —250 v
Ia 400 750 mA
Ig ~ 80 ~ 115 mA
Vg~ ~ 500 A 400 ***) v
Whe ~ 40 ~ 85 W
Wif ~ 500 ~ 79 w
Wi 1000 1575 w
Wa 325 450 w
Wo 675 *) 1125 *) w
7 67,5 71 %

*#) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
*%*) one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vél

15/1-742 *) vide pag. 0633/2 3501/3 - K 833



TB 3/1000

PHILIPS

‘ TRIODE
nmups%smssmu “
Characteristics L.F. class B amplification
Kennlinien N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
Karakteristiecken: L.F. klasse B versterking
Caracteristicas B.F. clase B amplificacion
\

one valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

"2(w)
FH e
Va=2500V
600 Vg=-60V
Ra = 16500 /
Raa=660042 7
’ (%)
400 i/ 100
7 = -~
75
A L s
4 L =T
200 e 50
L/ L~
p oz
2 25
o= i 0
I ( 431 7% ] ant 200
aim.
400 PLAEC]
L IgimA)
300 75
d(%)
200 > 50 §
P, =
100H—11== " 25 25
oL » = “HHp o
0 50 100 150 VgV 200
Jegee
15/1-'42 -3501/3
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PHILIPS
TRIODE

Characteristics

. class B amplification (one valve)

L.F
Kennlinien N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rihre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube)
Karakteristicken: L.F. klasse B versterking (één buis)
Caracteristicas B.F. clase B amplificacién (una vélvula)
Wa
VO(W}
600157500
y
Va=2000V )
Vg=-50V / p(%]
400 Ra=1270.00 - 100
Raa= 508040
V4 =
T 75
r . WP Zaul/
200 A yd 5 50
4 o e
& = 25
Wt
Ol 0
[ e SG-anatVH240
Ia(mA) :
500
<00, L
Ig(mA)
300 2 75
o d(%)
200 . 0 5
100 = - 25 25
o o i Ll = g
] 0
0 50 029 150 Vgn(v) 200
1/10-43 3501/4



TB 3/1000 PHILIPS

TRIODE

Characteristics : H.F. ciass B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
H.F.
F.

Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse B telefovie
Caracteristicas A.F. clase B telefonfa | —
A:>15m
Wa
a1
W
7
750, Yy
A 4
1 VT 17
I o
500 - "’ V13000
s lll IV’ ERE !
l'
250 - A
4 N v '
0 = I 3
Ia Rl
B4 2 Lont(4)
500 . 5
A
<00 7 4
; &
300 . 3 e
// -
/
200 B 2
y A
A, &
P4 P
100, A 1
Vi t g
A i A N
o4 ! 0
0 100 200 300 VoY)

44044
1/10-'43 3501/4



PHILIPS TB 04/8

TRIODE

-~
PHIHPS%EMIEEIDN

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstarker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
P Empleo : Oscilador, amplificador A.F.
Cathode : Thoriated tungsten
Kathode : Thoriertes Wolfram
Cathode : Tungsténe thorié
Kathode : Gethorieerd wolfram
Cétodo : Tungsteno toriado
VB e s v s A lite A s s = 20 V
) ¢ AP e B AR S PRI S S S (e S ~ 3,65 A
Is S T N s o e Y 04 A
Va & v e e R A e e e Ty = max. 450 V
o G ER T e SRR N T = max, 30 W
)y ] R TR e e S G S e e s = 33 W
N N e e e et PR Ul o A S 6,5
S(Va =450 V;Ia=50mA) ... ... A~ 2 mA/V
| LA AR R R RS e S R R . = max. 12 mA
LT T AR e s i S S e SR e S = max. 92 mA
37 R IS S ERaR - A 0,8 pF
[ R 8 SR e et B e ~ 1,2 pF
Cagl oot B i e B e e R ~~ 1,9 pF
A\
a
g
,/-\\
f r

1/11-"40 3291/1



PHILIPS
TRIODE

TB 04/8

b4

% Ia-Va, Ig-Va

Characteristics
Caractéristiques :
Karakteristieken :
Caracterfsticas

Kennlinien

19695
000! (Aer oo 009 [20/4 ooe 0
i
L /l...,.l,v..
3 ll.ll."ll%l." = Bt et e g
B = R T =10
o sy <
v S
Y ol \\\ LASEN] TS
7 & o A A | \\ IA
Qo 1 | i AT
e v g - Y
o o A & £/ !
-
~ P I & 717 008
e
~ i LA . /| \
L A A
3 | 3 \w "4
L W .
L A AL
’
I A A A ¥
N A
e v 4
.. A \ QQN
RN P, AED4
VL B I R R v LA
) 5 T2 O P L 7 4
& L A 7/
i s B V30 05 O 10 51 AN \\\
Gilek 7 AN
ol L1 del”t | | LA
(57081 e 5 A R A_% Sea \\QMT‘
0oe
o
() g

3291/1

1/11-'40



PHILIPS TB 04/8

TRIODE

e
PHIlIPS%EMISSIUH

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
s AF. clase C telegrafia A.F. clase B telefonfa
i 5 %) m i 5 %) m
Va 400 v Va 400 v
Vg ~—120 v Vg ~ —55 v
Ia 130 mA Ia 97 mA
Ig N 24 mA Ig ~ 331 mA
Vg~ | & 240 ***) v Vg~ | & 100 ***) ¥
Whf |~ 5,8 w Whi |~ 6,61) w
Wi 52 W Wi 39 w
Wa 29 w Wa 31,5 w
Wo 23 %) w Wo 7,5%) w
” 4 % 7 19 %
H.F. class C anode modulation
HL.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de 4nodo
A 5ee) m
Va 400 v
Vg ~—150 v
Ia 125 mA
Ig x 24 mA
N Vg~ |n 2150 v
‘Whi ~ 6,7 w
Wif ~ 25 w
Wi 50 w
Wa 27 W
Wo 23 *) w
46 9
—_ 4 %
#%) two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
“3¢) gne valve - eine Rohre - un tube - een buis - una vélvula

1/11-740 3201/2
*} vide pag. 0633/2



TB 04/8

PHILIPS
TRIODE

PHIlIPS%EMIBEIDN W

Characteristics HLF. class telephony
Kennlinien : H.F. Klasse Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe téléphonie
Karakteristieken: H.F. klasse telefonie
Caracterfsticas AF. cl B telefonia [
two valves - zwei Rohren - deux tubes - twee buizen - dos vélvulas
Wa A:5m
Wo(w
50,
i T
!
Va=400V
Vg=-55V
0 -
[ 5 166 5 260
Jant
2 (mA)
Tant ]
Va=400V v
Ig(mA) Vg==-55V
200
] ‘
-~ |
50 - 100
1 1 ,—'z
p. o =
= - \
o o 0
0 50 100 150 Vgn(v) 200
Fsaas
1/11-°40 3291/2



PHILIPS TB 04/8

TRIODE

“» : FHIHPS%EMISEIUN

H.F. class C telegraphy (selfexcited)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt)
PN H.F. classe C télégraphie (auto-excité)
H.F. klasse C telegrafie (zelfgeéxciteerd)
AF. cluse C telegrafia (autoexcitado)
Wa 2 < 120 em
wo W)
60, IFNEREEEEESR RSN IR SO NN NN ]
-+ Va Vg
Ia
™A 5
f
100 -—
ENEE RN
Va=400V
Rgns 300002 9(7 4)
80 40 - nary)
R
N v
60 30 NG 30
N
5 o | = [Yy?
0 20 F & 20
-~ i/
4 ol
20 10 B emNNE 10
- 3 :
/\ e
0 / 0
40 60 80 100 Xm) 120

V33056

1/10-'43 3291/3






PHILIPS

TC 1/75

TRIODE
puluus%emssmn
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstiirker
. Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F,
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, & chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
S | S e e R e e B S R S = 10,0 V
)| o T B TR 7 S A S o e B ~ 1,6 A
ARG R e e T R ~ 1,5 A
Wa . . R SRR THCES S e e =max. 75 W
WRES S o bl b e i b = 100 W
theoies RETE O S 0 e RISt SRR O S SR £ 25
S @a-= TEmA) i ieoivv e e ~ 5 mA/V
¥ i e e R R e e 4 ~ 4,6 pF
L ot o o S e Tl A Al e e A ~ 9,8 pF
b e e S e e e e S (i ~ 10,4 pF
R AR R e SRR - MUy PR = max. 200 mA
Va max
p 3 MHz
Telegr. | Mod. Va
40 m 7,5 1500 V 1250 V
20 m 15 1250 V 1000 V
10 m 30 1000 V 800 V
max380
N |, max51 |
a
'] a
o _. ® %
SO \\5°
[¢] B
b e_/
N -
P oy 25
y v N
~ 45 U {
25719
1/10-'43 3391/1



TC 1/75 PHILIPS

TRIODE
pmups%mssmu -
Characteristics
Kennlinien s (
Caractéristiques : > Ia-Va
Karakteristieken :
Caracterfsticas : ) b
Iafmé) 25706
5007
B :
WS A4V B .
/ 13
'l 4\
v, &IK
i (8 Y A
I ‘le
g
’Il Vi @1
/ g
yayaw; x,s‘}
300| / / I
17 4 "b
/ y, /éi
y Ox
g ‘
AV / ] I"ri‘
2001 ; 7/ -89 5
/ / 4 l’b-l
1y / 7 ,p_‘
y "4 7 &_‘
/ / E / / _1,9,_{ B
1/ fif /i /B ]
A 4 1 7 y a4 /—,‘9—,9 ¥
: / F / r / / {
.
s iy & ¥ E S/ / y j[@l
S A 4 5 éf‘
4 71 4 4 4ANY%
4 / 4 2/ 4 @‘\
5 A A A A AT A A
P 'l, 7 A /Sé‘ j -
~ £ A P
o -~ "L
0 500 1000 1500 Vva(v)

1/10-°43 3391/1
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PHILIPS TC 1/75
TRIODE
nuuws%mssmn
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 1250 v
~ — 45 v
=0) 40 mA
gp = mnx. 200 mA
= max.) 36 mA
Vgp ~ 90 A
Veg'p ~ 180 ¥
Wi 250 w
Wa 2x40 w
Wit 3.3 w
Wo 170 %) w
Ra 3350 ohm
Raa 13400 ohm
7 68 %
H.F. class C telegraphy
H.F. Klasse C Telegraphie
H.F. classe C télégraphie
H.F. klasse C telegrafie
AF. clase C telegrafia
2 150 > 15 m
Va 1500 1000 X
Vg ~ —160 ~ —100 i
Ia 123 119 mA
Ig ~ 12 x 14,5 mA
Vgp ~ 240 e v v
‘Whi ~ 2,9 £ 2,5 W
Wi 185 119 W
Wa 70 45 W
Wo 115 %) 74 %) w
% 62,2 62,1 %
1/10-43 *) vide pag. 0633/2 3391/2



TC 1/75 PHILIPS
TRIODE
H.F. class B telephony
H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse B telefonie
A.F. clase B telefonia
A > 150 > 15 m
Va 1500 1000 v
Vg ~ — 55 ~ — 35 v
Ia 65 94 mA
Ia ~ 151) ~ 241) mA
Vegp ~ 60 A 60 v
Whe ~ 181 | ~ 3,01) W
Wi 97,5 94 W
Wa 67,5 69 w
Wo 30'%) 25 %) w
" 30,8 26,5 %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
AF. clase C modulacién de énodo
A > 150 > 15 m
Va 1250 1000 v
Vg ~ —140 ~ —100 v
Ia 115 117 mA
Ig ~ 14,4 S 15,0 mA
Vgp 210 ~ 170 ¥
Whi ~ 3,0 ~ 2,6 W
‘Wmod ~ 72%) A~ 592) w
Wi 144 117 W
Wa 51 43 w
Wo 93 %) 74 %) w
7 64,5 63 %
1/10-'43 #) vide pag. 0633/2 3391/2



PHILIPS TC 1/75

TRIODE

A
ﬂHIllPS%EHISSIM

Characteristics : L.F. class B amplification

Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung
Caractéristiques : B.F. classe B amplification
PN Karakteristieken: L.F. klasse B versterking

Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién
one valve - eine Rihre - un tube - een buis - una vélvula

Wa
wo W) n(%)
150 —
Va=1250V
Vg=—45V
Ra=33500
1 Raz.1340C le
: 0
/
50 50
— w___
Obem
ih Elﬁ 50 0 9
1
la T Va=1250V d(%)
IQM Vg=-45V
Ra=335002 1o
. 13400
50 5
™ p—
] i ::‘J
0 25 50 75 (V) 100

/3140 3301/3



TC 1/75 PHILIPS

TRIODE
DHI[IFS%EMISSIDN

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristieken: H.F, klasse B telefonie
Caracterfsticas AF. clase B telefonfa
Wa 3
M:'(W) A : 150 m s
1007,
Wo
o~
75 A Wa
ft 4
- 34
50 7 7 Vaat500V
7 Vg= =55V 11
251
{
O |
501 10 150 VQ\M-
Lnt(m4)
Bamg) Y ¢
g = ] 500
7 Va=1500V |
200 1 sl Srw s BV
/ i
/ .
150 - 300
100 7 ] 200
4
-
r
50 A 100
— ! 3
A B 9
7] I st | (1]
0%, 50 100 150 Voa{V)

11140 33913



PHILIPS TC 2/250

TRIODE
~ puuws%wssmn

Use : Oscillator, H.F. amplifier

Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstiirker

Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.

— Gebruikswijze: Oscillator, H.F. versterker

Empl : Oscilador, amplificador de A.F.

F:l s Ox'zl ted

Heizfaden : Oxydkathode

Filament : Cathode a oxyde

Gloeidraad : Oxydkathode

Filamento : Cétodo de éxido
= 1,0V
~ 25 A
A 25 A
= max.250 W
= 300 W
A 25
~ 6,0 mA/V
A 3,5 pF
~ 26,5 pF
~ 15,5 pF

= max. 430

15 m 20 2000 V

1/10-%43 3441/1




TC 2/250

PHILIPS

TRIODE
pmups%smssmu
Characteristics z
Kennlinien s
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken: <
Caracterfsticas : -

s [T
5 [
S
=%
LR
A
A
g T8
T v R
\
\_ \ %
5 N 1
4‘ \ 1 g
N \ }
e/ X Y 3
GE
VA N
,o d' \ \ \ §
- \‘ \ N \
N
SNG- §
\“ Y \‘ KF p——
XN @
A 1 &g
& P, = L y
ZARPLEE S b
- T A\ k
= = iR o
E i § § S o
SEY g Q g § -’
<
a5 8 /% R B B R -

3841/1



PHILIPS TC 2/250

TRIODE

- pnuw.s%smssmu

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie @ H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
- H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
. AF. clase C telegrafia AF. clase B telefonia
2 dam 15 | dam 15 2 dam 15
' hm hm hm
Va 2000 1500 | V Va 2000 v
Vg ~—160 | ~—120 | V Vg ~ — 175 Y
Ia 375 360 | mA Ia 175 mA
Ig ~ 55|~ 60 |mA Ig A 60') fmA
Vg~ |~ 280~ 240 | V Vg~ ~ 95 v
Whf |~ 16fjx 15| W ‘Whf ~ 11,59 W
Wi 750 540 | W Wi 350 w
Wa 250 190 | W Wa 250 W
Wo 500*% 350%)] W Wo 100*) | W
7 67 65| % 7 285 | o
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
A.F. clase C modulacién de énodo
2 dam 15 | dam 15
hm hm
Va 2000 1500 | V
Vg A~—200 { &—150 | V
Ta 260 |~ 260 | mA
Ig ~ 60 60 | mA
Vg~ |~ 315 |~ 260 V
Whf |~ 19|~ 16| W
Wi ~ 2602) &~ 195%) W
Wi 520 390 | W
Wa 145 120 | W
Wo 375*%)) 270%)] W
PN 7 72 691 %
15/1-'40 3441/2

*) vide pag. 0633/2



TC 2/250 S

PH|l|PE%EMISSIUN \

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telcphonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristicken: H.F. klasse B telefonie
Caracteristicas A.F. clase B telefonia
dam 15
Wa 0 i
Wo W Ja569
250
]
Va=2000V
m= —75V
400 y
= 2 e
4
4
4
7
1
-
=
0 1
P mi 7
B ) L
10
V.4 ~
¥
P,
05
100 o %
= = A
—— L T
(7]~ 0
0 50 00 150 Vgv(Vi 200

15/1-40 3441/2



PHILIPS TC 04/10

TRIODE

punws%&mssmn
Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide coated, directly heated
Kathode : Oxyd, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Citodo : Oxido, caldeado directamente
N L e e S : = 4,0 V
If . By o e S AR A e ~ 1,1 A
Isat . . . e o B B L A ~ 0,4 A
G N T T RN TS SRS S I D A P = max.10 W
) RIS RS R S S e B SRS S SR = 15 W
e T e IO L. A B . A B AR 3 25
S(Va=400V;Ia = 25mA) .. . 5L ~ 2,2 mA/V
(| (PRGBS T R kot BT SNt B oRen ~ 3. pE
Clg st g trs s vt n s iere e e Bl ey ~ 3,5 pF
T BT i e R RS T e By G ek e ~~ 5,5 pF
Ik TR SR N R e SR T R R e R = max. 60 mA
A MHz | Va max,|
20 m 15 500 V
5m 60 400 V
2m 150 300 V
a
F P

1/10-%43 3301/1



TC 04/10 PHILIPS

TRIODE
nunuus%emssmu

Characteristics

Kennlinien :
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken:
Caracteristicas
Ia (mA) ot
300r7e 5775
\
250 3
W
A1
A
11
4 V.4 i
ZaRERCY
200 A T 3
A ' b“)i 1
7 O
/ hgi i
7 l/ I'S"%
74 'l’ L !
150 D R o
7 'l’ ,/‘ I
/| A9,
pid 7 o P, VA ’\l
/ an 2
P o » £ > \6I\IT'
100 L
ot
Y. r o P 5‘]
't » af o
7T > B ‘0 .
> L P = —S“-,::
50 = > . ]
~—rT S\ =
HN 7 2 S P! rl\—EN,
o ol
i - L & o] B 7 29 \
=1 Lot b 1 J‘/Zs \
. s oot e | O-
0 = - =— =— = =
g 200 €00 Valv) 800

1/10-43 3501/1



PHILIPS TC 04/10

TRIODE

® . PHILIFS%EMISSIUN

H.F. class C telegraphy H.F. class B telephony
H.F. Klasse C Telegraphie H.F. Klasse B Telephonie
H.F. classe C télégraphie H.F. classe B téléphonie
H.F. klasse C telegrafie H.F. klasse B telefonie
AF. clase C telegrafia AF. clase B telefonfa
PN
i 150 15 m A 150 15 m
Va 500 400 v Va 500 400 v
Vg ~—50 |~—50 ¥ Vg ~—20 |~—I15 3 4
Ia 50 43 mA Ia 26 33 mA
Ig ~ 7,5 |~ 96 |mA Ig A~ 121) |~ 171) ImA
Vg~ | ~110 ~110 V. Vg~ | & 40 ~ 45 v
Whf |~ 083}~ 1,06 W Whf |~ 1,00)|~ 141)| W
Wi 25 172 | W Wi 13 132 | W
Wa 10 72 | W Wa 9,0 96 | W
Wo 15%) 10%) | W Wo 4,0%) 3,6%)| W
7 60 58 % 7 30,7 272 | %
H.F. class C anode modulation
H.F. Klasse C Anodenmodulation
H.F. classe C modulation d’anode
H.F. klasse C anodemodulatie
ALF, clase C modulacién de 4nodo
A 150 15 m
Va 500 400 v
Vg ~—50 | ~—50 |V
o~ Ia 33,5 40 mA
Ig ~ 6,0 9,0 jmA
Vg~ | 2100 ~110 v
Whf |~ 06 |~ 10 | W
Wif |~ 84|~ 8,0)|W
Wi 16,7 16 W
Wa 6,7 6,7 | W
PN Wo 10%) 9,3*)| W
7 60 58 %
15/9-"40 3301/2

*) vide pag. 0633/2



TC 04/10 PHILIPS

TRIODE

PHIlIPS%EMIESIﬂN , W,

Characteristics H.F. class B telephony
Kennlinien : H.F. Klasse B Telephonie
Caractéristiques : H.F. classe B téléphonie
Karakteristiecken: A.F. klasse B telefonie
Caracteristicas AF. clase B telefonia
A
Wa
wo ) 4:150 m
45 . 21880
Prcei/w f /T Wol
T -
1 r
T -
i [Wa
1 T
1
V. i /
5 . ;
1
¥ Va=500V
; Vg=—20V
I i~
i Vg (¥) O
2 40 60
Jant 200
j’; Janf
70 (mA)
Va=500V
Vg=-20V
o : : 150
t Ia
5 7
40| 100
T 7
30! 1
7y
i
T ¥ 50
7
’0_4_‘~ 4 Ig
s i A
pezait: » Vv,
0 20 40 60 80 100

15/9-40 3301/2



PHILIPS TC |05/25

TRIODE

S - puuws%smssmn

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
- Utilisation  : Oscillateur, amplificatenr H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Oxide-coated, directly heated
Kathode : Oxyde, direkt geheizt
Cathode : Oxyde, a chauffage direct
Kathode : Oxyd, direct verhit
Cétodo : Oxido, caldeado directamente
b SRS SR R SRR R ol e pubia e e 2= 4,0 V
H=aatoasioras B e BT ~ 2,2 A
S S R e e SR e S e T ~ 0,8 A
& R S B T el GRS e = max, 40 W
Wat .............. s = 50 W
.................. ~ 9
S 600 V; Ta = 50—80 mA) ~ 2,2 mA/V
Ca.gv raats L R R ~ 2,7 pF
e R B R T R R L G S 6,2 pF
Cag o RN R R S S e A~ 6,6 pF
B w vl b v e e e e e Wl e = max. 100 mA
i | MEZ | VR
max.
150 m 2 600 V
15 m 20 500 V
max 60,
e
F
,a
g . og,
P
o PR
36036
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- = TR e e e ey
= Characteristics
Kennlinien $
Caractéristiques : Ia-Va
Karakteristieken : ;
Caracteristicas : ; v
IafmA) 21863
H T os/2s
Q 13
&
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£
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/ &
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p. /
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PHILIPS TC 05/25
TRIODE
e
) PHHIPE%EMIESIUN
LF class B amplification (two valves)
NF Klasse B Verstirkung (zwei Réhren)
BF classe B amplification (deux tubes)
LF klasse B versterking (twee buizen)
BF clase B amplificacién (dos vélvulas)
\
Va 600 v
Vg ~ —60 v
Ia (Vg~ = 0 20 mA
Ia Q,grv = mazl 170 mA
Ig (Vg~ = max ~ 16 mA
Vg~ ~ 160 v
Veg~ ~ 320 v
Wi 102 w
Wa ~ 34 W
Wg = 26 w
Wo 68°%) w
Ra 1900 Obhm
Raa 7600 Ohm
7 67 %
HF class C telegraphy
HF Klasse C Telegraphie
HF classe C télégraphie
HF klasse C telegrafie
AF clase C telegrafia
A 150 15 m
Va 600 500 ¥
Vg ~—170 ~—140 ¥
- Ja 93 90 mA
Igl £ 10,6 =) 12,5 mA
Vg~ ~ 300 ~ 260 )
‘Whe ~ 3,2 ~ 3,25 w
Wi 55 45 w
Wa 20 18 w
Wo 35 %) 27%) w
~
7 62 60 %

15341

*) vide pag. 0633/2
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TC 05/25 PHILIPS

TRIODE
PHIHPE%EMIESIUN

HF class B telephony
HF Klasse B Telephonie
HF classe B téléphonie
HF klasse B telefonie
AF clase B telefonfa

A 150 15 m
Va 600 500 ¥
Vg ~ —60 ~ —45 v
Ia 74 62 mA
Igl ~ 181) ~  121) mA
Vg~ ~ 100 ~ 80 v
Whe ~  3,61) ~ 21 w
Wi 44,5 31 w
Wa 33,5 24 w
Wo 11+%) 7,0 *) W
7 25 22,5 %

HF class C anode modulation
HF Klasse C Anodenmodulation
HF classe C modulation d’anode
HF klasse C anodemodulatie

AF clase C modulacién de énodo

A 150 15 m
Va 600 500 v
Vg ~—170 ~—160 v
Ia 95 84 mA
Ig 11,5 ~ 12,5 mA
Vg~ ~ 300 ~ 280 v
‘Whf A 3,5 ~ 3,4 w
Wi ~ 299 ~ 21%) w
Wi 57 42 w
Wa 22 16 W
Wo 85%) 26 *) w
Ul 61 61 %

15/341 *) vide pag. 0633/2 3341/2
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PHILIPS TC 05/

TRIODE
PHIUPB%EMISEIUN

Characteristics : LF class B amplification (one vnlve)
Kennlinien : NF Klasse B Verstiirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : BF classe B amplification (un tube)
Karakteristiecken: LF klasse B versterking (een buis)

Py Caracterfsticas : BF clase B amplificacién (una vélvula)
() 2%
uuun
- a=600V A 60
Vg =-60V
Ra=19004
Raa=750002 ¢
£ / We 1]
/
2 40
/
L Sy
/)
10 a8y / 20
7/
~ RS
U :' & = (30 s 74 ’_ 0
Fnf TP el
b d(%)
I
- 75 - 75
5
25 25"
™ & 2 B==
0 = = E 0
0 50 700 50 VgAlv) 200
Feos7
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TC 05/25 PHILIPS

TRIODE
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Characteristics : HF class B telephony
Kennlinien : HF Klasse B Telephonie
Caractéristiques : HF classe B téléphonie
Karakteristicken: HF klasse B telefonie
Caracterfsticas : AF clase B telefonia

A ¢ 150
Ia (mA) e %M
o T i
H ! : 1 1T
150 T Iz 60
Vau60GY
Vgu—60Y 50
Warg
00 5 40
1
75 g e 30
(A
50 20
10
oY 0
5 200 Vg () 1T
) }
‘mA, S
Vau 600V ey
300 Vgu—-60V
7
1 (mA)
200 I 20
L2
100 10
V.
o 0
g 50 100 150 200 Vi) P
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

P
3 PHIlIFS%EHISSlﬂI

Use : Oscillator, H.F. amplifier
Verwendung : Oszillator, Hochfrequenzverstirker
PN Utilisation  : Oscillateur, amplificateur H.F.
Gebruikswijze: Oscillator, hoogfrequentversterker
Empleo : Oscilador, amplificador de A.F.
Cathode : Indirectly heated
Kathode : Indirekt geheizt
Cathode : A chauffage indirect
Kathode : Indirect verhit
Cétodo : Caldeado indirectamente
f e R T B e e R ) = 6,3 V
 § {F R SR ST R R PR e | S AT S 09 A
B R g a8 e o ] 0,5 A
R § B e e VR e e i e R R N B . = max. 500 V
bl B T SRR o gt i e = max. 12 W
WRE S s = o c s ot s 4 eiehe T W W
Wistt v v IR I S A T . A 16
S(Va =500V, Ia = 40—50mA) . . .. ~ 3 mA/V
IRt T femeieie v B e e . = max. 80 mA
Caffy s s S R e e e . ~ 1 pF
S e R R S B e T 0 TS I S ~ 3,7 pF
) R ORA AR OB IS R B R A F
NREE ol oo b . A s = max. 75 g’
a
1 [,
f=F.
; A8 U
=4 <,
kf f Foam
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TE 05/10 PHILIPS

TRIODE
unum%smssmu )
Characteristics
Kennlinien g
Caractéristiques : Ia-Va; Ig-Va
Karakteristieken : i
Caracterfsticas
= =
(=] Q
K ? Q 3 %e§
g TEE
3 \
\
= \
\ >
©
R E\VERTE b
o
Y S
=
-4
\
> \ \
= \
i \ \ AR
2 TS
F \ \ \ &
G4, \ \
\ \
L \ \ \
\ \
5 \
A\
N\ N\ \ \
= 3 \
4 N
\ \ )
> \ Q
e \ X 7
= a\ A \ i 'J
& N N
s N NEEA N 7N S §
N \ AR G ALY
N, A A
= X \ TV B
N ViRV, A $
L} " /‘ JIN/SIN T
— 5 N ¢ /1 (IQ
=1 = 4 — ’:¥ = -

%‘ § g § sl 4
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PHILIPS TE 05/10
TRIODE
parsE mssio
L.F. class B amplification (two valves)
N.F. Klasse B Verstirkung (zwei Rohren)
B.F. classe B amplification (deux tubes)
L.F. klasse B versterking (twee buizen)
B.F. clase B amplificacién (dos vélvulas)
Va 450 v
Vg ~ — 20 b
Ia (Vg~ =0 12 mA
Ia (Vg~ = n}nx 90 mA
Ig (Vg~ = max ~ 10 mA
Vg~ ~ 70 v
Vgg~ A~ 140 ¥
Wi 40,5 w
Wa 13,5 w
Wg ~ 0,7 w
Wo 27%) w
Ra 2780 - Ohm
Raa 11120 Ohm
7 66,5 %
H.F. class C telegraphy (two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (zwei Réhren)
H.F. classe C télégraphie (deux tubes)
H.F. klasse C telegrafie (twee buizen)
AF. clase C telegrafia (dos vélvulas)
A 5 m
Va 500 v
Vg ~ —65 v
Ia 110 mA
Ig ~ 18 mA
Vg~ ~ 140 **) v
‘Whi R~ 3,5 w
Wi 55 w
Wa 24 w
Wo 31%) w
7 56 %

**) one valve — eine Réhre — un tube — een buis — una vélvula

15/9-740

*) vide pag. 0633/2
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TE05/10

PHIlIFS%EMIESIHN

.F. class B telephony (two valves)
.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren)
.F. classe B téléphonie (deux tubes)
.F. klasse B telefonie (twee buizen)
.F. clase B telefonfa (dos vélvulas)

PHILIPS
TRIODE

Vg~ A 40 **)

'

500
A~ —23

63
141)

2

1,81)
31,5
24

7,5 %)

24

444¢ < BB <<«

3

.F. class C anode modulation (two valves)

Klasse C Anodenmodulation (zwei Réhren)

H
H.F.
H.F. classe C modulation d’anode (deux tubes)
H.F. klasse C anodemodulatie (twee buizen)

A.

F. clase C modulacién de énodo (dos vélvulas)

3R
Qe R

Wa 18
Wo 22,5 %)

450
~ —T70

920
AT

14

135 **)

3,2
20
40,5

44444 < BE <«

55

£

*#) one valve

— eine Rohre — un tube — een buis — una vélvula

15/9-'40

*) vide pag. 0633/2
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

- nuuws%zmssmu

Characteristics : L.F. class B amplification (one valve)
Kennlinien : N.F. Klasse B Verstirkung (eine Rohre)
Caractéristiques : B.F. classe B amplification (un tube
e Y Karakteristicken: L.F. klasse B versterking (één buis)
y Caracteristicas : B.F. clase B amplificacién (una vélvula)

Wa
wo ) (%)
175 a7 g 70
LA 4
% Va=450V my 4 o
Wg==20V A
Ra=27800 4 y.
2e aa=11120.400 A i o
A 74 14
70 40
/
va 30
7 v = el
7 o 4 ~-y
Y 7
5 Z 20
ot '4’
257 a 10
Ot==rr T 0
{‘ é 4 V) -
la (m A) ; L L o
Ig Va=450V &
Vg= =20V A
o P Ra= 27800 s
Raa=1f 7 d(%)
20 10
10} ~ S5
P = b
o T Lt rHo
0 20 %0 60 Wgniv) 80
FTe457
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TE 05/10 PHILIPS

TRIODE
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Characteristics H.F. class B telephony (two valves)
Kevnlinien H.F. Klasse B Telephonie (zwei Rohren)
Caractéristiques : H.F. classe B t{léphonje (deux tubes)
Karakteristieken: H.F. klasse B telefonie (twee buizen)
Caracteristicas AF. clase B telefonia (dos vélvulas)
A:5m
)
T TE 05/10)
I
T
20 : o
& : Va= 500V
4 Vg=-23V
7 / A
,G - £ 4 7
oS :
s 5 50 5 727)
aimn
la(mA) Iant{mA)
10 ? 300
St
, lgnt)
100 LT H200 40
& Vg=-23V
50 100 20
Ao 1g
ssza
0 I g o0
0 25 50 7 125
van (V)
o242
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PHILIPS TE 05/10

TRIODE

~ nuuws%smssmu

H.F. class  C telegraphy (selfexcited, two valves)
H.F. Klasse C Telegraphie (selbsterregt, zwei Rohren)
H.F. classe C télégruplne (auto-exclté. deux tubes)

~ H.F. klasse C twee buizen)
AF. clase C telegrafia tmtoexc:tndo, dos vélvulas)
i< 10m
Ze 8 S § -
e
<
&
;§§ 8 § 8 e
B H
S 3
= =
g
B GE N=
‘I =
©
1 1
\
\
o
1
\l 1
\
VL A
\
1
ay ™
\| \
N
P
N
N o
N N
N
o
=
“N 1
= -
Q
x 8 S &
o
g8¥ % ] " =
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